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1. Historial de revisiones

Version Fecha Descripcién
V00 1 de julio de 2016 Primera version
Vo1 1 de febrero de 2018 Segunda version
V02 1 de septiembre de 2023 Tercera version
1

2. Aviso Legal

Sin el permiso previo por escrito del propietario de los derechos de autor, el acceso de cualquier persona a
este documento no debe interpretarse como una concesién. Queda prohibido el extracto, la duplicacién o
la traduccion por parte de cualquier organizacion o individuo, en su totalidad o en parte. Todos los
derechos reservados. Los errores de impresién en este Manual y las discrepancias de este Manual con la
informacion mas reciente se corregiran a tiempo e incorporaran a la tltima version del documento sin
previo aviso. CalttaTechnologies Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretacion final de este Manual. Los
diagramas esquematicos en este manual son solo para referencia. Prevalecera el dispositivo real si existe
alguna incoherencia entre el diagrama esquematico y el dispositivo real. Consulte el dispositivo para
conocer la estructura del teléfono, la bateria, el cargador y otros parametros. Los accesorios varian seguin
el modelo y las funciones del producto, y prevaleceran los accesorios de la caja de embalaje. Derechos de
autor © 2016Caltta Technologies Co., Ltd.

3. Descargo de responsabilidad

La Compaiiia no sera responsable de los dafios resultantes de desastres naturales (como terremotos,
inundaciones, etc.) o cualquier acto y accidente (incluido el uso accidental o indebido accidental por parte
de los usuarios en estos accidentes u otras circunstancias inusuales) mas alla del alcance de nuestra
responsabilidad. La Compafiia no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, pérdida de
ganancias comerciales o pérdida / alteracion de los datos almacenados que puedan incurrirse en relacion
con el uso o el funcionamiento incorrecto de este producto. La Compafiia no sera responsable de ningun
dafio que surja del uso de este Manual. La Compafiia no sera responsable de ninguna pérdida que resulte
del uso inadecuado de software y / o software de comunicacién no especificado por la Compafiia.

4. Descripcion general

4.1 Alcance de la aplicacionEste manual es
aplicable unicamente a ingenieros técnicos.
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4.2 Servicio de mantenimiento y soporteCaltta Technologies proporciona servicios tales
como: mantenimiento en garantia y el mantenimiento mas alla del periodo de garantia y
suministro de piezas de repuesto.

4.3 Periodo de garantia e instrucciones de mantenimientoCaltta Technologies promete
que, a partir de la fecha de compra y en condiciones de uso y mantenimiento normales,
las siguientes partes de los productos disfrutan de un mantenimiento gratuito dentro de
los periodos correspondientes como se muestra a continuacion, por cualquier defecto de
material o fabricacion:Radio mévil24 mesesAccesorios (incluido el cable de alimentacion
y el micréfono de mano que forman parte de la configuracion estandar)12 mesesPara
productos que se pueden devolver por reemplazo o servicio, deben ser probados antes
de ser devueltos a Caltta Technologies para confirmar que tienen la programacion
correcta y tienen dafios dentro del alcance de la garantia de calidad de la empresa.
Preferiblemente se debe conservar el paquete original con los productos devueltos. De
lo contrario, los productos deben estar debidamente embalados para que estén a salvo
de posibles dafios durante la venta.

5. Funcién y especificaciones

5.1 Descripcion general del producto

5.2 Caracteristicas- Admite troncales digitales PDT / DMREI producto admite el modo
PDT / DMR de tecnologia de troncales digitales para proporcionar un servicio de voz
de alta calidad. Cumple estrictamente con los requisitos de comunicacion critica 'y
responde a la llamada de los usuarios profesionales en cualquier lugar y en cualquier
momento. Compatible con estandares digitales/analégicosAdemas de los modos de
enlace digital y regular, el producto es compatible con los modos de enlace troncal
analdgico y analdgico convencional, y se puede utilizar en los entornos de red
analdgica existentes, lo que permite una transicion de red suave.
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- Sonido alto y claroLos componentes de audio cuidadosamente optimizados, combinados con un
excelente codificador de audio, garantizan la sonoridad y la fidelidad en la mayor medida posible.
Por lo tanto, los usuarios pueden identificar con precision la voz de un originador de llamadas y
captar la llamada con claridad incluso en un vehiculo de ingenieria ruidoso. Excelente disefio de
interfaz hombre-maquinaBasado en los habitos de usuario profesionales, se desarrolla MMI
profundamente personalizado. Ayuda a los usuarios profesionales a manejar la radio de forma
mas comoda. El altavoz de gran volumen y la pantalla LCD de gran tamafio permiten a los
clientes profesionales trabajar sin problemas en diferentes escenarios de trabajo.- Servicios
enriquecidosAdemas del servicio de voz y datos, ofrece varios servicios personalizados para
ayudar a los usuarios profesionales a manejar diferentes tipos de tareas. Varias interfaces
externasUtilizando interfaces externas, los usuarios pueden aprovechar muchas funciones
diferentes. Proporciona puerto de audio, puerto serie, prueba de encendido, transmisiéon de voz
local, GPIO, etc.- Instrucciones de AT enriquecidasUtilizando las instrucciones de AT, los usuarios
pueden controlar e integrar la radio movil.- Alta seguridad y fiabilidadEl estandar digital y el
sistema operativo profundamente personalizado proporcionan una mayor seguridad. Los usuarios
profesionales pueden usar la tarjeta de cifrado de hardware para cifrar la voz y lograr un mayor
rendimiento de seguridad. Cumple con el estandar IP54 y es adecuado para trabajos al aire libre.
Los golpes, las vibraciones, la radiacion solar y otros indices cumplen con la norma Mil-STD-810.
Callifica para todo tipo de entornos de trabajo severos.

5.3 Especificaciones

General

UHF1: 400-470MHzUHF2: 450-
520MHzUHF3: 350-400MHzVHF: 136-
174MHz102464 (hasta 16 grupos para
| _cada region)

Rango de frecuencia

Capacidad de

| canalCapacidad de

—zonaEspaciado de
12,5 KHz/20 KHz/25 KHz

| _canalesTension de

funcionamientoDime 13.6V £
| nsionesPeso | 15%49%178*156
totalPantallaTipode — [ mm< 1.8 Kg

| _vocoder digital

2.0 TFT LCD, 220 * 176, 4
| lineasNVOC o AMBE-++
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Receptor

Sensibilidad (analdgica)

0,3 pV (12 dB SINAD)

Sensibilidad (digital)

0,3 uV (5 % de BER)

Selectividad de
canales adyacentes

Intermodulacion

60 dB@12,5 KHz/70dB@25KHz(TIA603A)-1T50
dB@12,5 KHz/70dB@25KHz(TIAG03D)-2T

60 dB@12.5KHz /70 dB@25KHz
(ETSI)75 dB (TIA603D)70 dB (ETSI)75

—dB (TIA603D)70 dB (ETSI)90dB

Respuesta
espuriarechazo

(TIA603D)84dB (ETSI)

Bloqueante

Rechazo cocanal

-12~0 dB @12.5 KHz

Zumbidos y ruidos

-40 dB@12,5 KHz /-45 dB@25 KHz

Potencia nominal del audio recibido 3W (interno)

Potencia maxima de audio

|_recibido

Distorsion de audio

6W (interno)

3% (tipico)

Respuesta de audio

+1~-3 dB(TIA603D)

Emision no esencial conducida

-57 dBm (TIA603D)

Transmisor

Potencia de salida (baja
potencia)

1-25 W (UHF3) 5-25 W
(UHF1 / UHF2 / VHF)

Potencia de salida (alta
potencia)

Modulacion FM

5-45 W ajustable de forma continua
(UHF1/UHF2)5-50 W de ajuste continuo (VHF)

12.5kZ: 11KOF3e / 11KOF3E 25kHz:16KOF3A

Modulacién digital 4FSK

Solo datos de 12,5 KHz: 7K60F1D y 7K60FXD

Solo voz de 12,5 KHz: 7K60F1E y 7K60FXE

Voz y datos de 12,5 KHz: 7TK60F1W

Emision conducida/radiada

-36 dBm <1 GHz; -30 dBm > 1 GHz
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Transmisor

Limitacién de modulacién +2.5 kz @12.5 kz /+5.0 kz @25 kz

Zumbido y ruido de FM -40 dB@12,5 dB@-45 dB@25 dB@60
dB@12,5 dB@70 dB@25 kHz

Alimentacion de canal
adyacenteRespuesta de ' +1~-3 dB

audioDistorsion de audio T
3%

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento -30 °C ~ +60 °C

Temperatura de -40 °C ~ +85 °CIEC 61000-4-2 (nivel 4) +8 kV (descarga de contacto)+
| almacenamientoNivel de 15 kV (descarga de aire)IP54Segun las normas GJB 150-2009 y MIL- o
—descargas STD-810 C/D/E/FIG -

|__electrostaticasIntrusion | |
de agua y polvoHumedad

Choque y vibracion Segun las normas GJB 150-2009 y MIL-STD-810 C/D/E/FI/G

GPS

Las especificaciones de precision son para el seguimiento a largo plazo (valores del percentil
95>5 satélites visibles con una intensidad de sefial normal de -130 dBm)

TIFF (Time to Fist Fix)

| <60s
arranque en frio
TIFF (Time to Fist Fix) <10s
hotstart
Precision horizontal <10m

6. Banda base

6.1 Fuente de alimentacion

6.1.1 Principio de la solucion de suministro de energia

1. Bateria montada en el vehiculo, con un rango de fuente de alimentacién de 13.6 V + 15 %.2. El
PA de audio tiene una salida de alta potencia, que se alimenta directamente para una mayor
eficiencia de la fuente de alimentacion.3. El circuito analdgico PLL y cédec de audio del
procesador requiere una fuente de alimentacién de bajo ruido con una relacion de rechazo de
ondulacion de alta fuente de alimentacion.4. Los ndcleos ARM y DSP utilizan la fuente de
alimentacion LDO de 1.2 V para reducir la fuente de alimentacién
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ondulacién y mejora la estabilidad.5.La E/S utiliza la fuente de alimentacion LDO de 3,3 V.6. El
VCO, PLL y LNA del sistema de RF son exigentes con la ondulacion y el ruido de la fuente de
alimentacion, por lo que son alimentados directamente por el LDO.

6.1.2 Diagrama de bloques de la fuente de alimentacion

Diagrama de bloque de energia movil
o

VCC 13.6V£15% V+

"
[c? v [EXT_VCC (limite Ee corriente Ee 1A)

LDO: 9V 150mA

[ TPS7A4901 '[ _—_

LDO:
4 5VS00mASPX3819R
-L/T]

_rum.zv_- SVA_FGU

S00mASPX3819 r ) -

R2-L/TR ] L SVAFGU
— SVA_FGU

PLL TX 20mA.
'y VCO RX 20mA

(L.DO: 3.3V200mA
RP100N331B-

|_3V3A FGU__mr=rsoma]
3V3A_FGU =
| SR
3V3DRF oS chem s

U

SVA, DAC AVCC 2mA
¢ 2YVIDRE

A

| [ECO DVDD 5mA
DO: 3.3V200mA 3V3A

RP100N331B- & IV3A Atenuadores digitales
AL &> Interruptor de audio de 0,1 mA.

3v3A1V. [T CODEC AVCC!

10 mA
$D3V3D 5
CODEC DVDD CODEC

LDO: 3.3V200mA RF Vi
RPIOONHlB‘TR‘F_._‘I_‘ISOmACODhC DVDD
SmA
5V pr—

= na 10mA
3Vé6D,
5V
anel delantero 10mA
VEUS

RICos o
V2D
KPIDO(;([;?;BATRB 1v2p|CVDD
150mARVDD SmA
LDO: 3.3V 3VID = =

i DVDDI315_15mA

1vsD
LDO: 3.6V 00mA
& |500mASPX3819 1vgp PDRDVDDIS
R2-L/TR SmADVDDIS SmA
o [LDOsLsV200mA VD

RP114KISID- i S0mANo )
""—J 3V3D iptaah soma :Mem““a

3V3D
VDD, - . e

D5
5 men Keyboard 20mA

DAC

ECO

P Interruptor limitador de corriente: 5V,
00 mA

OMAP
L138

L

1VSBT.[VBAT 40mA

IVIBT |
VCC 10 | mA BT

o 3V3BT ——————r
TCXO 2mA

FITO

Figura 6-1 Diagrama de bloques de la fuente de
alimentacion
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6.1.3 Diagrama de relacion de control de potencia
—®=3V3V

PWR_ON#= g 4V—= 5V —#=3V6D——@er——= 1 VS8BT —#=3V3B

— 1V8D
3V3A |——= 1V2D 3V6CE

3V3D

SVA
——# 3V3DRF—#7.4V
5VFGU-m3.3VFGU

Figura 6-2 Diagrama de relacion de control de potencia

9V—#=RTC_3V

PS_GPS——= 3V3GPS
EXT POWER_CTL “®™VBAT EXT

El disefio de la fuente de alimentacion se centra en los problemas de la fuente de alimentacion
del circuito RF/analégico y digital. Dado que el circuito de RF es sensible al ruido y el
funcionamiento a alta velocidad del circuito digital causara una gran rebaba, la fuente de
alimentacion de los circuitos de RF debe estar separada de la de los circuitos digitales. En el
disefio, utilizamos el LDO para suministrar energia al circuito analogico de RF y banda base. En
cuanto a los circuitos digitales, desde el punto de vista del coste y el consumo de energia, se
utiliza con prioridad el convertidor CC-CC y luego la fuente de alimentacion LDO reductora.

6.1.4 Encendido/apagado

El dispositivo montado en el vehiculo se puede encender / apagar de tres maneras:1) Uso de un
botén de interruptor (modo de no encendido), y el encendido de bajo nivel se considera
efectivo.2) Uso del interruptor de encendido y el interruptor de botén (modo de encendido), y la
operacion es efectiva si el encendido es continuamente de alto nivel. Dado que el ruido ambiental
es grande, el alto nivel de solo 250 ms se considera una ignicién efectiva.3) En el caso de la
alarma de emergencia de aguja de cola, la ignicion de bajo nivel se considera efectiva.

6.2 Parte de control

6.2.1 Principio de la solucion de control de banda baseEl disefio de banda base incluye dos
aspectos: el disefio de la banda base del host y el disefio del teclado. La banda base de host es para
lograr el control general y el procesamiento del flujo de voz/datos del dispositivo. El teclado es para
lograr el disefio del circuito de la interfaz hombre-maquina. La banda base del host comprende el
chip OMAP del procesador, el codec, NORFLASH, MDDRAM, DAC y el modulo de alimentacion.
OMAP es un procesador de doble ntcleo compuesto por un DSP ARM9 y C6000 y, como controlador
del sistema; Es el nucleo del control del sistema. El nicleo ARM implementa principalmente MMI y
parte del software de la pila de protocolos, y proporciona el control de modulos periféricos a través
de una gran cantidad de interfaces de bus en serie y paralelo. El nicleo DSP es para proporcionar
codec de voz, modulacion digital y demodulacion, y controlar los modulos periféricos de capa inferior,
incluidos SPI'y McBSP. El médulo de procesamiento de audio proporciona conversion de datos y
MIC/SPEAKERdrive para la ruta de audio Tx/Rx. Las interfaces externas son las interfaces de las
placas opcionales y los accesorios de audio. El disefio del teclado incluye pantalla LCD, botones y
accesorios de audio, para interacciones convenientes entre el hombre y la maquina.
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Figura 6-3 Diagrama de bloques de piezas de control

6.2.2 Procesador OMAPL138 de doble nucleoEl sistema utiliza el procesador ARM926EJ-S
como controlador principal. EIl TMS320C674x realiza modulacién/demodulacion digital y
cédec de voz. Diagrama de bloques del procesadorlLa siguiente figura muestra un diagrama
de bloques funcional del OMAPL138. Las piezas con linea ared son interfaces externas a
ser demandadas.
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Figura 6-4 OMAPL138 Diagrama de bloques

Configuracion del sistema El sistema tiene algunos pines especiales que se utilizan para
configurar el procesador OMAP L138. La configuracién debe realizarse correctamente para que
el sistema pueda funcionar correctamente. Los pines que se van a configurar incluyen
NMNBOOTO-BOOT?7. EIl OMAPL138 puede usar el modo de arranque codificado por hardware de
8 bits con 8 pines para seleccionar desde el modo de inicio. Estos pines son U3, T1, T2, T3, R1,
R2, R3 y P4. Después de encenderse, el OMAPL138 ejecutara el programa BootLoader en la
ROM interna. El programa BootLoader inicializara los pines anteriores y leera los valores de estos
pines para determinar el objetivo al que saltara el siguiente programa. En todos los modos de
inicio, se utilizara el "Direct Nor Boot". Si se selecciona apin para saltar a "Nor Flash" para
arrancar, el programa ROM en el OMAPL138 inicializara la interfaz EMIFA, pero de forma
predeterminada el "Nor Flash" externo sera leido por 8 bits, por lo que la primera direccion del
"Nor Flash" externo debe someterse a la configuracion de inicializacidncuando sea necesario.
Especificamente:

Figure 1. NOR Boot Configuration Word

N 12 11 8
[ Reserved | COPY |
7 6 5 1 3 1 0
METHOD | Reserved | Access |

[ Reserved |

Figura 6-6 Diagrama de flujo del médulo BT (U8001)
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Table 1. NOR Boot Configuration Word Field Descriptions

Bit Field Value | Description
31-12 | Reserved 0 Reserved
11-8 |COPY Length of data to copy from the base of the NOR Flash to the base of the Shared RAM. This value
is used only for the Legacy NOR boot method
00 |1KB
01 |2KB
OxDE | 15KB
OxOF |16 KB
76 |Reserved ] Reserved
54 | METHOD Boot method

0:0 |Legacy NOR boot
0x1 Direct NOR boot
0x2 | AlS NOR boot
31 | Reserved 0 Reserved

0 ACCESS EMIFA access mode
0x0 | 8-bit access
01 16-bit access

If ACCESS == Ox1, bootloader reconfigures EMIFA for 16-bit access before using specified boot
METHOD to boot from NOR. The default configuration of the bootloader is for an 8-bit access

Figura 6-5 Configuracién de arranque

El programa no funciona correctamente desde la direcciéon 0x60000004 hasta después de
realizar la configuracion correcta. Observaciones: "Nor Flash" debe estar conectado al chip

select/CS2.

6.2.3 Solucion de memoria externa

El OMAPL138 proporciona dos tipos de interfaces de memoria externa: interfaz EMIF e
interfaz de controlador DDR2/MDDR.

OMAPLI13
8

IS43LR16160G-6BLI MX29GLS12FLXFI_11G

MDDRCONT EMIFA A2
ROLERDDR
CSC———— CSDDR _CL EMA_CS2 - ! ESE
K*C #———————KNDDR_CL EMA CS3 -
KC KP ,

EMA_WE - WE

KE
~ [DDR_CKE EMAOE | OE
WER DDR_WED |
ASC | DR_RASD RST 0U]‘4’ RESTABLECIMIENTO
ASD DR_CASD - -
QS0 | o - DR_DQS0 WPR] WPR
DQSIDQ ——————{DDR_DQSIDD DY by
MODQM | eeee—{R_DQMODDR
SR EMA BAl— i A0
. § N
BAOBA | =————AODDR_BA1 EMA_A[22:0] ————————————14A[23:1]

— EMA_D[15:0] M)y 5.
A[12:0]D DDR_A[12:0]
L

Figura 6-6 Diagrama de bloques de la solucién de memoria del sistema

EMIFAEI EMIFA tiene un ancho de datos de 16 bits y proporciona cuatro espacios de
seleccion de chip CS2-CS5, cada uno con un espacio de 32 MB y que soportan
memorias como Nand Flash, Nor Flash y SRAM.Controlador DDR2/mDDRI controlador
DDR2/mDDR tiene un ancho de datos de 16 bits y soporta DDR2 y Mobile
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DDR. Se admiten hasta 512 MB de DDR2 y 256 MB de mDDR. El reloj mas alto de la interfaz
DDR2 es de 156 MHz y el de la interfaz mDDR es de 150 MHz. De acuerdo con los requisitos de
software de los sistemas de teléfonos DMR/PDT, para la solucién actual se utilizan la
MX29GL512FLXFI_11G NorFlash de 512 Mbit y la DDRAM movil IS43LR16160G-6BLI de 256
Mbit. Debido a que el Nor Flash de 512 Mbit excede la tolerancia de la interfaz para la seleccion
de un solo chip EMIFA, es necesario usar una puerta AND para configurar un circuito légico
simple y usar dos CS para abordar "Nor Flash" para lograr el propdsito de una conexién perfecta
de asignacion espacial. Sin embargo, debido a que "Nor Flash" del OMAPL138 comienza desde
CS2, los dos CS deben ser CS2 y CS3. Nota: La pantalla LCD muestra que se utiliza la linea de
datos de 8 bits TFT LCM, que esta conectada al OMAPL138 EMIFA CS4.

6.2.4 Reloj externo

sh:};w
Distribucion de reloj externo —
‘
TCxO
1.2 [ Butter ampirher [ p— AD3884

1 e ]
DAC ———— HIAS - \

LPF

|

oMAPL1Y e
s =

Figura 6-7 Diagrama de bloques de distribucic’)n de réloj externo
Con el requisito de reloj alto del PLL, el TCXO entrega el reloj a través del filtro de paso bajo

(LPF) directamente al PLL. A continuacion, el reloj se amplifica a través del amplificador de
bufer y se proporciona al AD9864 y al OMAPL138 posteriores.

RTC Descarga de

3.3V amin2v

100uAH
Farahcapac
itancia

LDO: 3.3V —B—3v VR LDO: 1.2V R e o e
i

Reloj RTC

OMAPL138.

Figura 6-8 Diagrama de bloques de distribucion de reloj externo

La unidad RTC proporciona a los usuarios un reloj preciso en tiempo real. Para garantizar que un
dispositivo de montaje en vehiculo desconectado de la fuente de alimentacion por el usuario no pierda el
reloj en tiempo real en poco tiempo, se disefia una bateria de reemplazo de condensador Farad de 100
UA / H para suministrar energia a la unidad RTC. Para prolongar el tiempo de servicio del condensador
Farad, el modo de reposo ultrabajo
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el tipo de corriente LDO debe seleccionarse como LDO de 1,2 V.

6.2.5 Reloj internoPLL de OMAPL138La plataforma OMAPL138 tiene dos médulos PLL, cada
uno de los cuales tiene dos modos de operacion de reloj. Uno es el modo de derivacion. En
este modo, el reloj de referencia del sistema OSCIN (generado a partir del oscilador externo o
del cristal externo + oscilador interno) entra directamente en el divisor PLL del moédulo PLL para
obtener los relojes de los mddulos y periféricos del sistema. Ahora el sistema entra en el modo
lento. (El médulo PLL entra en estado de apagado después de cada reinicio de encendido). El
otro es el modo activo. En este modo, se activan las estructuras PREDIVE y PLLM del médulo
PLL. El reloj de referencia del sistema OSCIN (generado a partir del oscilador externo o del
cristal externo + oscilador interno) se somete a la predivision y multiplicacion de frecuencia y
luego ingresa a la estructura PLLDIV, y luego se somete a una division de frecuencia para
obtener los relojes para los médulos y periféricos del sistema. Ahora el sistema entra en el
modo rapido.

PLL Controller 0

PLLON? (1) —» svscLKi
PLLDNV2 (2 sYscLKz
PLLDIV (4 SYSCLKA

PLLONS (31— SYSCLKS

PLLOVE (1)}—# syscLKS

PLLDNT (8} —» SYSCLKT
PLLDNVI (13)) SYSCLK3

CFGCHIPI[EMA_CLKSRC),

AUXCLK
— » PLLCOOBSCLK
SYSCLKI—* (CLKOUT Fin)
SYSCLK2—»
SYSCLK] —»
SYSCLKA —»
SYSCLKS —»
SYSCLKE —»
SYSCLKT ——
PLLCY1 OBSCLK —»}
_________ e — — — — — — ——————— —— — — — — —— ———
| PLL Controller 1 |
| ' oI > svscua |
| [ B By
! Lo oo}y » svscixs |
l DORY'mDDR
Intemnal
™ Clock
| Source
|
|
: PLLC1 OBSCLK |
| |
| |
| |
o o ——— —————————————————————— —— — ——— — — -
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Observaciones: 1. La entrada OSCIN debe permanecer dentro del alcance permitido por el
sistema.2. La salida de reloj de todas las estructuras del médulo PLL debe permanecer dentro
del alcance permitido por el sistema.3. Cuanto mayor sea la frecuencia del reloj, mayor sera la
energia que consume. Distribucién del reloj interno del OMAPL138El reloj procesado por el
maédulo PLL se distribuye a los moédulos y periféricos, y luego es procesado por el PLL interno de
los médulos y periféricos para convertirse en el reloj deseado.

PLLO Multiphier Out —f Div s |

[sYscika @) 0+
R e cumg | ]
rvsagrm
S
PLLo
Controller
LCDC
»
e
USB2.0 (A)
»| EXTCLKSRC
SATA
i
N
i
Ref CLK SYSCLKZ (2) P (
SYSCLK2 (2) 1 _
. =)
Controller CFGCHIP3[ASYNC3_CLKSRC]
+ Default Mux Selection
CLKSRC L ‘

Figura 6-10 Distribucion del reloj interno del OMAPL138

Configuracion del médulo PLL siguiendo la l6gica de encendido y reinicio OMAP-L138 del
maodulo PLL siguiendo el encendido y reinicio de OMAP-L138: (PLLOse utiliza aqui como
ejemplo. La Figura 6-11 muestra la definicién del registro de control PLLOPLLCTL).
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1.Configure el bit CLKMODE del registro de control PLLCTL de PLL0.2.Haga que el médulo PLL
se convierta al modo de derivacion:a) Borre el bit PLLENSRC en el registro de control
PLLCTL.b)Configure el bit EXTCLKSRC en el registro de control PLLCTL para seleccionar la
fuente de reloj; (Este paso no es aplicable para PLL1).c)Borre el bit PLLEN en el registro de
control PLLCTL (entrando en el modo de derivacion).d)Espere cuatro ciclos OSCIN para
confirmar que el moédulo PLL ha entrado en modo de derivacion.3.Borre el bit PLLRST en el
registro de control PLLCTL (reiniciando el médulo PLL).4.Borre el bit PLLRWRDN en el registro
de control PLLCTL (haciendo que el médulo PLL salga de pow-er-down).5.Configure el PLLM,
POSTDIV y PLLDIV estructuran parte del registro segun sea necesario.6.Ajuste el bit PLLRST
del registro de control PLLCTL a 1 (mddulo PLL saliendo de Reset).7.Espere a que el médulo
PLL se bloquee (consulte el manual de especificaciones para conocer el tiempo de
espera).8.Ajuste el bit PLLEN del registro de control PLLCTL a 1 (entrando en modo activo).

Bit Field Value | Description
31-10 | Reserved 0 Reserved
9 EXTCLKSRC External clock source selection
0 Use OSCIN for the PLL bypass clock.
1 Use PLL1_SYSCLK3 for the PLL bypass clock.
8 CLKMODE Reference clock selection.
0 Internal oscillator (crystal)
1 Square wave
76 |Reserved 1 Reserved
5 PLLENSRC 0 This bit must be cleared before the PLLEN bit will have any effect
4 Resarved 1 Reserved. Write the default value when modifying this register
3 PLLRST PLLO reset
PLLO reset is asserted.
1 PLLO reset is not asserted.
2 Reserved 0 Reserved
1 PLLPWRDN PLLO power-gown.
1] PLLO is operating
PLLO is powered-down.
0 PLLEN PLLO mode enables
0 PLLO is in bypass mode
1 PLLO mode is enabled, not bypassed

Figura 6-11 Definicion del registro de control PLLCTL de PLLO

6.2.6 Restablecimiento SignalReset puede ser un restablecimiento de encendido o un
restablecimiento en caliente. El restablecimiento de encendido del OMAPL138 solo necesita 100
nS y emite 6169 ciclos de sefiales de reinicio. Si se utiliza el cristal de 19,2 MHz, seria de unos
321uS. El restablecimiento en caliente del OMAPL138 también necesita solo 100 nS y emite 4096
ciclos de sefiales de reinicio. Si se utiliza el cristal de 19,2 MHz, seria de unos 213 uS. Sin
embargo, el tiempo minimo de reinicio requerido para LCD es de 10 uS, también es de 10 uS para
Nor Flash, 20 uS para TECLADO, 10 mS para CODEC, por lo tanto, Nor Flash y LCD se pueden
restablecer con la salida de reinicio del OMAPL138, ya que 213uS puede cumplir con sus
requisitos de reinicio, mientras que CODEC solo se puede restablecer con el GPIO después de
que se haya iniciado el OMAPL138. El MAX809SEUR+ T fabricado por Maxim, que tarda 240 mS
en reiniciarse, y es el chip de reinicio de OMAPL138. Aqui hay un diagrama de bloques del reinicio:
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Figura 6-12 Diagrama de bloques del control de restablecimiento

6.3 Audio
6.3.1 Diagrama de bloques de audio

El médulo de audio realiza la entrada y salida de voz. EI TLV320AIC29 se utiliza como el
Codec de audio. El amplificador de audio TDA7377 funciona como sistema de amplificacion
de salida de audio. EI DSP procesa las sefiales introducidas por el cédec. EI DAC (TLV5614)
convierte las sefiales. A continuacion, las sefiales se envian a la RF para ser transmitidas. En
el camino de recepcion, las sefiales PCM demoduladas por el OMAP se transmiten al chip
CODEC a través de la interfaz MCBSP1. EI CODEC convierte los datos PCM a través de dos
canales de procesamiento DAC en sefales de audio analdgicas y luego acciona dos salidas
(SPK1 y SPK2). La amplitud de las sefales de salida SPK1 en el codec es ajustable en
funcién del volumen. Después de pasar por el conmutador SPDT, las sefiales se dividen en
dos canales y luego pasan a través del amplificador operacional (OP AMP) y el amplificador
de potencia de audio para controlar los altavoces internos y externos. Las sefales emitidas
por SPK2 tienen una amplitud fija y son amplificadas por el OP AMP. A continuacion, los
accesorios de audio utilizan un canal de HANDSET_AUDIOsignals y, junto con un canal
ofRX_AUDIO senfales, se utilizan con fines de expansion del usuario a través de la interfaz
de desarrollo secundario. La parte del amplificador de la salida se divide en dos canales: uno
es del MIC interno de los accesorios de audio, amplificado por el OP AMP, siguiente salida
como sefales PUB_ADDRESSH1; la otra son las sefales MIC internas, amplificadas por el OP
AMP, luego emitidas también por SPK2 de CODEC como sefiales MIC internas a la interfaz
de desarrollo secundario. Todas estas salidas de sefial de audio, excepto las sefiales
RX_AUDIO, se pueden controlar de forma independiente con un interruptor.

Codec de audio

Figura 6-13Diagrama de bloques de audio
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6.3.2 Cddec de audio

El diagrama de bloques del TLV320AIC29 se muestra en la Figura 6-14. EI TLV320AIC29 incluye
un ADC y dos DAC, que admiten dos entradas MIC totalmente diferenciales o de un solo extremo,
una entrada diferencial o de un solo extremo para teléfonos moviles, una salida de receptor
diferencial, una salida SPK diferencial y dos salidas de auriculares estéreo. El TLV320AIC29
cuenta con una interfaz SPI y canales de entrada y salida de audio dedicados. También tiene
cuatro ADC separados que se pueden utilizar como sefales de deteccion.
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Figura 6-14Diagrama de bloques del médulo TLV320AIC29

1) Dos entradas de micréfono: las MIC internas y externas se controlan por separado.
Comparten un voltaje de polarizacion y se controlan con el 10.2) Salida DAC expandida (SPK1):
El codec de audio es amplificado por el OP AMP y se emite al audio PA.3) Interfaz de control: El
TLV320AIC29 proporciona un SPI de 4 hilos como interfaz de control. La interfaz TLV320AIC29
SPI esta conectada a la interfaz de control OMAPL 138 SP10.4) Interfaz de audio digital:El
TLV320AIC29 proporciona una interfaz de audio digital y un procesador externo para
intercambiar datos de audio. La interfaz de audio digital TLV320AIC29 esta conectada al
OMAPL138 McASP.
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5) Oftras interfaces: POWER DOWN y RESET, controladas por OMAP.6) ADC auxiliar: Los
interruptores de hardware se utilizan con fines de conmutacién para lograr la temperatura, el
voltaje de muestreo CV y el muestreo y control de AD del voltaje de suministro.

6.3.3 Amplificacion de potencia de audio

Los principales parametros TDA7377 son:
Tabla 6-1 Parametros principales del TDA7377

Potencia nominal 3D RL =20Q
Potencia max. 8w RL = 20Q
Factor de distorsion 3% RL = 20Q, potencia nominal

6.4 Servicio de circuito de banda base

6.4.1 Descripcion general del servicio de circuito de banda baseDespués de que el dispositivo se
enciende y se inicia correctamente, la corriente es de aproximadamente 330 mA. En el proceso de
inicio, el indicador verde parpadea y la pantalla LCD funciona correctamente. Cuando la luz de
fondo de la pantalla LCD esta apagada, la corriente del dispositivo es de aproximadamente 300 mA.
La linea de prueba USBse puede identificar solo si la conexion se realiza antes del inicio. Cuando la
pantalla LCD muestra el icono del accesorio, el USB se habilita automaticamente. Los botones
funcionalesresponden correctamente. Cuando se presiona el botén PTT, el transmisor funciona y la
llamada funciona correctamente. La perilla de volumen y canal también responde correctamente.

6.4.2 Flujo de servicio sin corriente de arranque

Sin corente de armanque.

Soldar |

Figura 6-15 Diagrama de flujo de servicio para corriente de inicio sin corriente de inicio
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6.4.3 Caudal de servicio en caso de fallo de arranque y corriente superior a 1 A

Error de inicio, actual
mayor que 1A

X1 esta en cortocircuito

No

50C10 es
Cortocircuitado

No
Si

X5 esta en cortocircuito

Suelde y pruebe de nuevo

Figura 6-16 Flujo de servicio para falla de inicio y corriente superior a 1 A

6.4.4 Flujo de servicio para que haya corriente que llega al inicio

Cable de alimentacion conectado,
Tecla de encendido no presionada
abajo, corriente sobre
> de arranque 50 mA.

D5 Pin_1 es o bien
9.4Antes de 11,

v I
No

Pin_3 de D43 es
£3.3V2

Suelde de nuevo o reemplace

<D5 tiene un problema de soldadura én frio,
y volver a probar

conexion en cortociauito o soldadura  “Sf
ersa

No no
U6012 tiene un problema de U6012 tiene un problema de
cambio de soldadura, conexion cambio de soldadura, conexion
en cortocircuito o reversa en cortocircuito o reversa
soldar soldar
A Y

Suelde de nuevo o reemplace
y volver a probar

Suelde de nuevo o reemplace
y volver a probar

Figura 6-17 Diagrama de flujo de servicio para Hay corriente que llega al inicio
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6.4.5 Flujo de servicio en caso de fallo de arranque y corriente inferiora 1 A

Erordo nco ycorets
o el e 1

A

Comprusbe D38 sihay
d cortcirauito o sodadurs en frio

Verquo DB para dtectarcortosicuits, cambio 8 sokdadura,

{

(Bl volajo L7 es do 8v7

I, Roomplace y welva a probar r
omprusbe D3 s hay cortoorcuto, cambio do sodadura,
Soldacura nversa. En caso afmatvo, suelde da nuEvo
‘Roomplace y welva a robar

Voo D3 para datectar corosicut, cambis do
sokdadura,sokdadura inversa. En caso aimatvo, sueide
0 nuowo o roomplaca y pruobo do nuowo

# Voriquo 07 para datoctar corocicut, cambisde
Petr oo
0 nuovo o roempiace y pruebo do nuowo
st e
# Verique 07 para stecarcartoicuto, cambio do soladurs,
No i
Recmpiace  wiova & rObar
Smpruobo D45, 026, D8, 024, 022 y D25
para corooicuit, cambio do soidadura, sodadura

nversa. En caso afrmatvo, sueide de nuevo o eemplace
Pruche de nuevo

Eomprasbe D8 s hay cortocicuto, cambio do sodadura,
Sodadura versa. En caso airmaie, Suoide da NuBvo &
Roomplace y wlva a probar

CElvolafe L2 e5 00 517 Desconscls L5 y ruete

Becconects L57 y prucbe

I voltaje LS e de 36 V7 Vasea de 36

"LElvotajo L1 05 00 127

Vetiue D10 pars dtectarcopocrcuto cambce
2o merea: En caso siimate. sueide
e oo eamplcny e do s

etaue 022 pors dtectarcopocreuto can e
hadur merea: En caso siimato. Sueide
e noe o eampice 1 e de e

Boscanecte L9 y pruste

(Eivolajo Lo o5 do 182 Vaseace 18V

Tetiue 038 para dtoctarcopocecuto cam do
fedra, 20 o Simaive, suede

Gt oo o s

#Verfique D24 paa detectar corocruio, desplazamiento
do soldac Suede

o nuowo o reemplace y prbe de nuewo

LEIvolajo L8 05 60 3.3 V2
orique D10 para deleciar cortoorculto, camB de

Er

J e —
ey o o
T iy

Teriique D45 para deoctar corocicuto, camss do
Sy BT R o v oo
do nwowo o eemplaca y prucbe

Elvoltajo L1205 do 33 V2 Besconecte L2y arote

= ssconecto ol 50 y prube

Kl votaie L50 s de 33V oLy

Tetiue D44 para detectar corocrcuto,canbs o
fadira. s Sitmaio. sulde

G ot oo e s o

i 025 pars coocr, cando soldadra, sdSira

yvolver a prodar

~ Bosconecto L10 y prucbe.
L€l vataje L10 05 do 33V ace3dV

o uovs o oemplaca y prusbe do nuewo

st

o D4 para detectar cortoiuto, cambl do

o nuowo o eemplaca y prucbe de nuewo

g T SRR, cambio
o soiadus, soadua ewera.En casoatmat
‘Suelde de nuevo o reomplace  p

st

#Toriiquo D1 para corosicu, cambio do

#uovo o roamplace y prebo do nuovo

LB volafe R15 05 06 5 V7
omprusbe D20 si hay cortociruitc, cambo &
odadura

N, do nvovo o reemplacay prucbe donuevo
#Eomprocbe D20 s hay corocrclo, cambio 35
e nuevo o reemplace y pube de nuevo
moruabe US009 i hay cortosicuto, soldadiri,
N, do nuevo o roomplace y prucbe donuevo ¢
/me 02 para deectar cortoiuto, cambs do
soldadr <uide

o nuowo o reemplaca y prebe de nuewo

"

Besconects L5 y pucbe

(Eivolajo L 05 60 3312 Vaseade 33V

Bosconecto L51y prusbe.
ey

e D18 para corooicuto, camblo o soadura,
sokdadura inversa. En caso fimal

e nuevo o reemplace y puebe de nuevo

juslea s grabar ofsoftars o comprusbelo
%35 o Bbpantic i

B35,

Figura 6-18 Flujo de servicio para falla de inicio y corriente por debajo de 1A
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6.4.6 Flujo de servicio para USB no identificable después de un inicio exitoso

INICIO EXITOSO,
PERO NO SE PUEDE
CONECTARA USB

RESISTENCIA DE AMBOS R240
Y R241 AL SUELO
¢SE TRATA DE 1 MILLON DE OHMIOS?

COMPRUEBE D13 PARA DETECTAR .
CORTOCIRCUITOS O SOLDADURAS *¢"
EN FRIO

si

NO

SUELDE D13 NUEVAMENTE O
REEMPLACELO Y PRUEBELO ELDE D10 NUEVAMENTE O
REEMPLACELO Y PRUEBELO

OTRAVEZ
OTRAVEZ

Figura 6-19 Flujo de servicio para USB no identificable después de un inicio exitoso

7. Circuito GPS

— GPS
Antenna r‘ Power
ops A UART
D= module [y > OMAP

LCD

Figura 7-1 Diagrama de bloques de GPS

Un usuario puede presionar el botén GPS en el panel frontal del dispositivo para ingresar al menu
GSP y obtener la informacién de posicionamiento GPS. Las sefiales GPS se reciben a través de la
antena activa GPS (con un LNA incorporado), y luego ingresan al circuito del modulo GPS, calculado
por el circuito de banda base, e ingresan a D10 a través del puerto UART. El D10 envia comandos de
control al médulo GPS y envia la informacién GSP resuelta a la pantalla LCD para su visualizacion.
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7.1 Diagrama esquematico del GPS

Figura 7-2 Diagrama esqu-emético del GPS

7.2 Solucion de servicio para el GPS
Tabla 7-1 Solucién de servicio para el GPS

No. | Culpa Método de servicio

1.Mida el voltaje L6034 para ver si es de 3.3 V. Si no hay voltaje, verifique
el D26 y los componentes circundantes. Si el voltaje esnormal, realice el
Paso 2.2.Pruebe si la ruta funciona desde el puerto de la antena GPS

1 Fall
allo de hasta el pin 11. Si funciona, realice el Paso 3.3.Reemplace el U6012.

funcionamiento

Figura 7-13 Diagrama de bloques del médulo MAX98090AEWJ (D2001)
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8. Panel de control

8.1 Diagrama de bloques del panel de control

CONTROL HEAD [ 1romra BLLED
SIGNAL LIGHT RXLED | SD MMC_SD
. TX_LED b4 80
matrix kevboard
(] [ {10
(153 TN TR —
[iH} T I r— - GPIo GPIO
] W5 | e
- whard.]c 1C_SCL IC_SCL
P T GO ltL._\ h.:.ml IC 1c o 5
pio STMPEISO01 [yp
PIO RST] ST
PO

DB[0-T]
RESET
ic5 LASH.
LED RS FLASH./
Wi FLASH.WE#
RD FLASH OES

OMAPI138

UART2

i

Took  ACLT ACC 2 ST K+

PIT AP GPIO
MMP SPE CODEC
o I —— usB.DP
198 S— T g (YN
USB_Vius f——5VD ——————P{I58 VHUS
C

INT_MI
MIC_GROUND

A
::1 VOLUME 8 [

Figura 8-1 Diagrama de bloques del médulo de encabezado de control

(0 950)
02%
007,

GPIO

Yy

8.2 Mddulos del Panel de Control

8.2.1 Fuente de alimentacionLa placa base suministra 5V, 3,6 Vy 3,3 V al cabezal de control.
La alimentacion de 5V se suministra para recibir y transmitir LED y retroiluminacién. La
alimentacion de 3,3 V se suministra para el médulo LCD y el chip de escaneo de teclas. La
alimentacion de 3,6 V se suministra para el Bluetooth a través de 3,3 Vy 1,8 VLDO.

8.2.2 teclasHay 12 teclas en el cabezal de control, que son: 3 teclas programables, 2 teclas de
direccion, tecla de menu, tecla de menu de salida, tecla de respuesta, tecla de colgar, tecla de
seleccion de volumen / canal, tecla de interruptor y tecla de alarma de emergencia.
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8.2.3 LDCTEI LCD TFT con linea de datos de 8 bits. La interfaz de memoria EMIFS del OMAP
se utiliza para la transmision de datos.

8.2.4 Indicador LED e indicador de retroiluminaciénLa sefal de habilitaciéon del indicador LED
utiliza el chip de escaneo de teclas para controlar el estado de la pantalla. Cuando se recibe
la sefal, el LED de estado se vuelve verde. Cuando se transmite la sefal, el LED se vuelve
rojo. Cuando se presiona cualquier tecla, la luz de fondo se enciende por completo.

8.2.5 Interfaz MMP La interfaz MMP se utiliza para interactuar con los accesorios de audio. Para
conocer su definicion, consulte la descripcion en las interfaces del dispositivo.

8.2.6 Salida de audioEl panel de control tiene dos salidas de audio, MMP10 SPEAK y
INT_SPK+. MMP10_SPEAK es la salida de audio externo a través de la interfaz MMP. INT_SPK
es la salida del amplificador de audio U1 y la sefial de audio para el altavoz.

8.2.7 Control de volumen y canallLa perilla de canal y la perilla de volumen comparten un
codificador especial continuo para lograr una conmutacién continua de canales y cambios de
volumen de 20 grados. El codificador tiene dos funciones: llave y perilla. La perilla de canal
utiliza dos (VOLA\VOLB) de los tres terminales del codificador para conectarse al GPIO del
OMAP138, mientras que el terminal central esta conectado a tierra. El nivel de la VOLA\VOLB
se eleva a 3,3 V, con la fase de las dos bandas de entrada para determinar el cambio de
direccion del volumen, y el nimero de pulsos para determinar la cantidad de cambio en el
volumen/canal. La tecla determina si la perilla actual controla el canal o el volumen.

Detents \
AT T o
e _ [T LI L]
cw /

Figura 8-2 Diagrama esquematico de la identificacion de la perilla de canal
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8.3 Flujo de servicio del panel de control

8.3.1 Flujo de servicio para LCD sin pantalla

La pantalla LCD no tiene
Monitor

El bus de 50 pines tiene mal
¢ contacto?

Vuelva a enchufar y pruebe
otra vez

No

D1, D2, D4, D6, D8 y
X3 tiene cortocircuito o Si
¢ Soldadura en frio?

Suelde de nuevo y pruebe
otra vez

No

Reemplace el control~. Compruebe la placa base X3 para
encabezado y —=Nop cortocircuito o frio
LCDrestaura la pantalla? soldar

Si

Suelde de nuevo y pruebe
Reemplace D3 y pruebe otra vez
otra vez

Figura 8-3 Flujo de servicio para LCD que no tiene pantalla
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8.3.2 Flujo de servicio para falla de inicio de Bluetooth

Inicio de Bluetooth
fracaso

J1 tiene soldadura inversa,
cortocircuito, o frio
soldar

Suelde de nuevo y pruebe de nuevo

¢L13 tiene soldadura en frio? -Si Suelde de nuevo y pruebe de nuevo

No

Bluetooth. ¢ Puede Bluetooth —FinSi_

Vuelva a grabar el software
<niciarse correctamente?

no

D7, placa base D27, R272 y

R279 tione soldadura on frio, Suelde de nuevo y pruebe de nuevoSi

D&?:;igig;ﬂgﬂ;gg:' pin12 o Sustituya el modulo Bluetooth
> vuelva a realizar la prueba
alrededor de 2.5M ohm? Y P

Si

Resistencia de la placa base
R272 y R279 al suelo es de
aproximadamente 1,2 millones de ohmios?

Reemplace la placa base D10
y volver a probar

Figura 8-4 Flujo de servicio para falla de inicio de Bluetooth
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8.3.3 Flujo de servicio para teclas de panel de control no validas

Claves no validas

Parcialmente invalido Totalmente invalido

Compruebe D2 y D4
para cortocircuito y frio
soldar

ompruebe D2 y D4
para cortocircuito y frio
soldar

Suelde de nuevo y pruebe de
nuevo

Si

No No

v v

Compruebe X4 si hay cortocircuito o
Ser c be D3 para soldadura en frio

Suelde de nuevo o reemplace y

Pruebe de nuevo Suelde de nuevo y pruebe de nuevo

Figura 8-5 Flujo de servicio para teclas de panel de control no validas

8.3.4 Flujo de servicio para el silenciamiento del altavoz

Silenciar altavoz

Reemplace el altavoz y _FinSi
problema resuelto? -

No

X5 tiene cortocircuito o

Soidadura on i Suelde de nuevo y pruebe de nuevo

No

Las placas base X5 y D13 son
¢ Cortocircuitado? Resuelve la soldadura
problema y vuelva a probar

Lapantalla LCD tiene
Identificacion de la etiqueta

Si

La placa base U1 tiene cortocircuito o frio

soldar |

ser

Suelde de nuevo y pruebe de nuevo

Figura 8-6 Flujo de servicio para el silenciamiento del altavoz

Suelde de nuevo y pruebe de nuevo
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8.3.5 Flujo de servicio para micréfono de mano no valido

Mano invalida
micréfono

Reemplace la pieza y
¢ Funciona correctamente?

no

X1 tiene cortocircuito o
Soldadura en frio

Suelde de nuevo y pruebe de nuevo

No

R13, R14, R15, R5, R7, R10,
VT2, VT3, D2 y D4 tiene frio
soldadura, cortocircuito o falta
soldar

La pantalla LCD tiene
~-—No

Identificacion de la etiqueta Suelde de nuevo y pruebe de nuevo

Si

—
Las placas base X5y D13 son
¢ Cortocircuitado? Resuelve la soldadura v
problema y vuelva a probar

La etiqueta aparece junto a
con la mano
Enchufe/desenchuf
de micréfono

Nol

Suelde de nuevo o reemplace D3
y volver a probar

Si

v

Resistencia de la placa base
R241 y R240 a tierra son
aproximadamente 1,2 millones de ohmios?

Reemplace la placa base D10 y
Pruebe de nuevo

Figura 8-7 Flujo de servicio para micr6fono de mano no valido
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8.4 Diagrama de posicion de los componentes de PCB
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Figura 8-9 Diagrama de posicion de los componentes de PCB de la capa inferior del panel de control
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8.5 Diagrama quimico
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8.6 Diagrama quimico

N°.N.'C6digo de material

Nombre de los Posicién No.
matarialac !
T
1 0.45.02.0100259 | 0402 Resistencias de chip 14 | R65R81-

2 0.45.02.0100278 10Q0402 Resistencias de chip 35 R84R85,R87,R88R72,R73,R12,R43,R6
'3 0.45.02.0200314 33Q0603 Resistencias de Chip-41__6VT1-VT3,VT5R3HL1- T
4 180000402 Resistencias de 21 HL16,HL18,HL19,HL20,HL22,HL23VD1

0.45.02.0100180
5 chip 1000Qtransistor NPN -vD3,vD8,vD9,vD11,VD13-
0.14.01.0100008 . . .
| 6 dualO603Resistencias de chip | VD15,VD19,VD25,VD31VT35,VT36,VT |
7 0.45.02.0200209 | 33.2Qchip super delgado LED 39,VT37,VT38,VT40X2R10,R15,R20,R
i 0.13.04.0100111 | BLANCO " [ 27,R53,R78,R16,R44,R70X6VD4-
i VD6,VD21,vVD23,VD24,VD10,VD20R55 7]
8 0.04.02.0100086 Supr(_aso_res de voltaje 12 'R57,R58, R63C26,C55,C56R79,R80L1
transitorio
3,L14VvD7,vD12,VD16- 7
91 0.14.03.0100047 Canal N de potencia 6
L +— — 1VD18,vD22,VD26- -
01 0.42.12.0900015 mosfetpush-push T card 1
N 1 | VD28R22,R23,R25,R26,R28- B
1 socket0402Resistencias de | 9
0.45.02.0100120 R31,R33,R34,R36-R42,R46, R50, R51,
21 chip 4750QMHF-A13 et -
0.42.12.0700042 R64R6, R8, R11R1, R2, R4, R5, R13,
31 Conector RF Supresores de | 8 R18. R21. R67-R69. R71. R74
| 41 0.04.02.0300012 voltaje transitorio0402 -—4—-R76;?47 ;?86 R17 ’R60L‘15C9 c12 -
51 0.45.02.0100105 Resistencias de chip 3 ' ‘ ‘ ' '
L 4+ 1C17,C18, C25, C29VT4 _
61 0.46.05.0200097 3320QCompetos de chip 2
71 0.45 02.0100232 0.01uF0402 Resistencias de | 2 T
-8 chip 0QChip Ferrite 9 —
0.47.02.0900056
L Beadsdual channel 0.5pf | B
0.04.02.0300008 | Ty/g
19 0.45.02.0100182 0402Resistencias de chip 21
2000Q
t
20 0.45.02.0100221 0402Resistencias de chip 75Q 3
21 0.45.02.0100296 0402Resistencias de chip 14
10KQ
22 | 0.45.02.0200160 | 0B03Resistencias de chip 4
23 | 0.47.02.0900001 | 475Qchip 1
24 0.46.05.0200178 beadCondensadores de chip| 6 B T
25 1uFNch+Pch MOSFETZero 11—+ —
0.14.03.0400010 ) )
Ohm Jumper Resistencias
26 | 0.45.02.0200327 | de chip de pelicula 2 | R32R35
gruesa0402Resistencias de
27 | 0.45.02.0100257 | chip 100KQ 1 R52
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N°.N.'C6digo de material

Nombre de los

matarialac

Posicién No.

0.46.05.0200108

0.46.05.0200104

Condensadores de

0.30.07.3000040

28 | 0.45.02.0100118 | p402Resistencias de chip 3 R24,R48,R49C8L2C7,C10,C11,C19,C2
29 0.46.05.0300210 | 47.5KQComodrdes de chip 3,C28,C51,C59,C129,C326,C329R7,R
30 0.47.02.0900035 10uFConas de cadera 1 14,R19,R54,R56,R59,R62,R77D2,D4-
D8L1C1-C6,C13-C16,C20-
31 0.46.05.0200181 Condensadores de chip de 0,111 C22,C27,C31,C35,C36,C47,C49,C52-
uF
C54,C58,C338,C24,C42,C43,C44HL21
32 | 0.45.02.0100106 | 0402 Resistencias de chip | 8
| + — 1 X5X3D1R9D3
33 0.04.02.0200019 33.2KQ8lineEMIFilteringand | 6
35 0.46.05.0200175 Condensadores de chip 330pF 28
36 0.13.04.0200005G | Chip bicolor 1
37 0.42.08.1200001G | LED2pinstripssuperficiede 1
38" | 0.42.08.1900011G | placa conector50 KR
739-—1°0.42.08.1900010 - pinesconector FPC34 pines |1~
40 conector FPC0402 1
| 41 0.45.02.0100080 Resistencias de chip 1 |
QWERTY Keypad
42 G0.80.40.5500077 | ControllerPM790 muelle de | 1 TP2J1R409R
43 G12.615.0250003 | tierraPM790 1 65,R67C372,
44 0.45.02.0100115 BTB0402Resistencias de 11 C373C12,C1
| 45 chip 332Q0402 Resistencias . 2| 3C1,C2R1R1
|45 | 040020100180 | 4o onip 10000ComIores de |2 | 67,R168L1,L
47 | 0.46.05.0200060 | chip 82pF 2 | 2C357C40,C
48 0.46.05.0200077 | condensadores de chip 2 41,C364G3
49 0.46.05.0300040 | 1500pFComplementos de chip 1
-50 0.22uF0402Resistencias de chip 2——
| 51 0.45.02.0100120 47500Q0402Resistencias de chip 2 |
52 0.45.02.0100232 0QConas de ferrita de 1
_53 0.47.02.0900056 chipCondensadores de chip '3 B
54 33pF —t

chip 15pFSMD TCXO
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N°.N.'C6digo de material

Nombre de los

matarialac

Posicién No.

R68,R69D2C8,C9,C365C46C3

70,C374R74,R307C359-

C362,C366,C368,C369,C371C
4,C5C42- 4

C45L6C14,C15C57R2L4,L5L9 |

3C6,C7,C10,C11C3,C363,C36

721D29D1SCA1

55 | 0.45.02.0100181 | 0402 Resistencias de chip 2
_56 0.03.01.0200148 1500QLor lineal de caida de
57 0.46.05.0300128 bajaCondensadores de chip 3
-58 2.2uFCéndores de chip 1
| 59 0.46.05.0200066 100pFComadores de chip 2
60 | 0.46.05.0200013 | 4700pF0402 Resistencias de 2
|61 | 0.45.02.0100296 | chip 10KQ 8
| 62 2
63 0.46.05.0200167 Condensadores de chip 4
64 0.46.05.0300197 0.1uFCrecidores de cadera ]
_65 0.46.05.0200178 1uFCombrios de cadera 5
66 047 020200023 1uF0603 Inductor de chip 1
67 820nH0402 Condensadores ’
0.46.05.0200194 | 4e chip 220pF
68 2
69 0.46.05.0200165 | condensadores de chip 2.2uF0402 1
_70 0.45.02.0100118 Resistencias de chip __4_

711 0.47.02.0200048

47.5KQ0603PaqueteAlambreBobinad | 3

72

oChiplnductor15nHCondas de

73 0-47.02.0900035 caderaCondensadores de chip 0.1uF | 4
74 0.46.05.0200181 1
75 |0.46.05.0200151 | condensadores 0.47uFBluetooth 1
176 | 36.01.0100230G | SAW(S0/50)BT ChipLDO Power | 1 | i
_77__0_15_01 41400002G | ChiPPM790 BT cubierta de sellado T 7
~78—-0.03.01.0200151¢ Td€ PandaPM790BT PCBPM790 +1— -
79| .80.40.5500098G Pane! de controlPCB (version E) 1 B
80 0.40.11.0400001G | Conector de 10 pinesaccionado por 1
81 0.40.03.0400012G | interruptor DIPOB03 Resistencias de 1
0.42.08.0100006G chip 200QPM790 cubierta frontal
| 10.44.01.0600001 | T
X1X
o 1 T 4R6
B 1 1
0.45.02.0200324G
- __0.80.40.1 000154 T 1
82 | G0.80.40.1000157 | PM790 SPK 1
|83 | G0.80.40.1000158 | FRAMEPM790 marco LCD 1
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N°.N.|Cédigo de material Nombre de los Posicion No.

matarialac

848 | G0.80.40.2000002 | Llave PM790 Llave 1PM790 1
| 586 | G0.80.40.2000003 | JUNTATORICA 2PH790 ID4.1* | 1
78781 G0.80.35.0200012 T 1.6 mmGM650 CONECTOR DE 10~ |1
| 889--G0.80.80.40.1000 —PIN ORINGPM790 fijacién de ~ —1
| 909 | 114G0.80.40.5500 | altavozPM790 spk netPM790 LCD | 1

192 | 080G0.80.40.5600 | formPM790 key1 domoPM790 1
| 939 | 041G0.80.40.5600 | key2 domo/PM790 spk T
~49571043G0.80.40.2100 cauchoPM790 PB M2 * 1

969--{-005G0.80.40.2100 --8mmPM790 spk seal form nut M6 * 1
798 | 006G0.80.35.0200 | 2.5 P0.75LCD modulo de pantalla | 3

991 | 004G0.80.40.1000 | de cristal liquido PM790 1
001 | 161G0.80.35.0200 | altavozPM790 BTantenaPM790 | 2
~0117T043G0.80.40.5600 TLCD LENSGH650 Knob —1
|02 1 040G0.80.35.0200 - 1
|| 001G0.28.04.0400 | R

001G0.29.01.0200 1
| 006G0.80.60.3100 | R
- ~1041G0.80.40.3300 .
007G0.80.40.1000 1
401

9. Puesta en marcha

Para obtener mas informacion sobre la puesta en marcha de todo el dispositivo, consulte los archivos de
ayuda sobre el software de puesta en marcha proporcionados por Caltta Technologies Co., Ltd.

10. Descripciones de la interfaz

10.1 Definicion de interfaz de placas opcionales
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Tabla 10-1 Definicion de interfaz de placas opcionales

T T
Anclar Nombre de la Tipo (en relacion con el
senal _host)

13 |GPIO1GP | Salida
57 [102GPIO | digital/ODigital
91~ [3GPIO4G ~ 1/ODigital

11— PIO5UAR —|I/ODigital

31 |T_TXUAR |salidaSalida
51 | T_RXUA digitalSalida

7 RT_CTSU digitalEntrada
I 7 TART_RTS ™ |digitalEntrada
I — digitalSalida

| digital

"Eléctrico (VDD = 3.3V)

Descripcion

VIH MIN = 0.7VDDVIL
MAX = 0.3VDDVOH
MIN = 0.8VDDVOL
MAX = 0.2VDD

La interfaz GPIO se
utilizageneralmente. El GPIO5 esta
predeterminado como la salida de sefial
de placa opcional de reinicio. GP10O4 y
GPIO5 son interfaces de salida
unidireccionales y requieren que la
resistencia de entrada en el extremo de
la placa opcional sea superior a 47KQ.

La interfaz de transmision
serial asincrona se utiliza
generalmente.

AnclarI Nombre de la I Tipo (en relacion con el
sefal host)

24 | 12C_SDAI2C_|E/OD
68 | SCLMCBSP_ | digitalSalida

10~ TDRMCBSP_ TdigitalEntrada
112 WCLKMCBS -digitalE/ODisa

16 | _FSXAGNDA |ital Tierra de
18 | F salida inAF “registroEntrada

14| P_DXMCBSP | baja/ODis/O/dig

"Eléctrico (VDD = 3.3V)

Descripcion

Esta funcién esta reservada

Interfaz serial de
bufer multicanal

analdgicaSalida

maxima < 100 mA

analogica
Vrms>80mV Entrada de audio del transmisorSalida
Vrms>80mV de audio de demodulacion
19 | DGND Tierra digital
20 Vce Potencia de salida 5V, corriente de salida
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10.2 Definicion de interfaces MMP10
Tabla 10-2 Definicion de interfaces MMP10

N° de pin Pin Tipo | Rendimiento eléctrico Descripcién
K NameMMP10_Mic | Yo Analdgico,Entrada tipica Vrms = Sefial de micréfono
80mVAnalog, Salida tipicaVrms =
2 MMP10_Spk (6] 600mV, de impedancia de Sefal de salida de audio
carga>1KQ5V TTL5V TTLGND
MMP10_PTT | Senal PTTisquero
P MMP10_Hook | | de colgar
5 |GND Tierra
6 MMP10_USB_D+M E/ 3V3 Sefial USB D+Sefial USB
|MP10_USB D- oI |cMOs3v3 D-Alimentacion externa
'8 TMMP10_USB_Vbus OO~ | CMOS5V, 5VAnicion de ccesor
500mAS5V 1Accésition 2 —
91 MMP10_DET1 | TTL5V
0 [MMP10_DET2 |1 7L

MMP10_DET1 y MMP10_DET2 son para que los accesorios proporcionen informacién de interfaz para
la configuracion del intercomunicador. Las identificaciones de los accesorios se dan a continuacion:

Tabla 10-3 MMP10 Definiciones de identificacion de accesorios

MMP10_DET2 | mMP10 DET Categoria de accesorios

10101 El modo esclavo USB (frecuencia de escritura, grabacion)
proporciona un accesorio de tipo VbusAudio de 5 V, proporciona un
1 accesorio inteligente USB Vbus, modo maestro USB, proporciona

5y —+un accesorio VbusNo es de 5V
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10.3 Definicion de interfaces DB26 (aguja de cola)

Tabla 10-4 Definicion de interfaces MMP10

N° de - Nombre del pin |Tipo - Descripcion del rendimliento eléctrico
pin ! {
1 Ext_Spk+ o Analégico Amplificador de audio Ext_Spk + salida, para
formarsalida diferencial con amplificador de
N Ext_Spk-Audio Ext_Spk - salida, para
2 Ext_Spk- o Analégico formarsalida diferencial con Ext_Spk+
Analdgico,En ) . ™,
3 Tx Audio Yo trada Entrada de audio de transmision, valida
tipicaVrms = cuando externalPTT esta activoSefial de
4 Audio_GND 80mVGND audio GND
Entrada programable, predeterminada para
5 GPIO1 Yo TTLde 5V PPT, aplicaciones back-to-back, o
toPTT_State conectada, la llamada se inicia
cuando PTT_Stateis nivel bajo
E/S programable, predeterminada para el
PTT_State de estado llamado, conectada a
6 GPIO2 Yo TTLde 5V PTT en la aplicacion back-to-back. En el caso
de portadora de estado analdgica activa o
llamada digital, salida de bajo nivel para iniciar
una llamada a otro dispositivo montado en un
7 GPIO3 Yo TTLde 5V vehiculo espalda con espalda. E/S
programable, por defecto para monitorizacion
8 GPIO4 Yo TTLde 5V analdgica en 2GPE/S programable, por defecto
para salida PTT externa (Ext_PTT_Out) en
9 GPIO5 Yo 5V TTLTigresion 4GEalarma de mergency por defecto
sipicarms = 300mV,
10 Aux_Audio_Out_1|O impedancia de Salida de altavoz auxiliar externo 1
carga>1KQ
Salida tipicaVrms =
11 Aux_Audio_Out_2|0 300mV, impedancia de | Salida de altavoz auxiliar externo 2
carga>1KQ
Para ser compatible con 4G, reservado
12 Reservado temporalmente. Se desarrollara como la
funcién GPIO cuando sea necesario.
Analégico,Sali Para recibir la salida de audio, la amplitud
. 0o/G ’ . .
13 RX_Audio ND da tipicaVims de s'allda/tlerra sTs puec{e cambiar a
. = 300mVGND través de la configuracion de valores
14 GND
15 Vbus (e} 5V, 500 mA Salida USB Vbus, max. 500 mA
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T T
N° de pin p;, Tipo | Descripcion del rendimiento eléctrico

16 NameUSB lo- |CMOS 3.3V Transmisién de datos USB D+USB de datos
17 -D+UsB_D 10 |cmoseN D-USB GNDUART (multiplexada con la
18 -USB_GND Dde33V tarjeta de red después de que la funcion de |

tarjeta de red esté disponible) |

19 UART_TXD (0] CMOS de 3,3V

Recepcién de datos UART (multiplexada con la

20 UART_RXD Yo CMOS de 3,3V interfaz de datos de la tarjeta de red RD- después
de que la funcion de tarjeta de red esté disponible)
|

21 TDMA O CMOS de 3,3V Pin de activacién de transmisiénTrabajar con
| ACC_MAP_DET?2 para detectar el tipo de
accesorio (multiplexado con la interfaz de

22 ACC_MAP_DET1 | Yo TTLde 5V
- - datos de la tarjeta de red TD+ después de que
la funcién de tarjeta de red esté
disponible)Trabajar con ACC_MAP_DET1 para

detectar el tipo de accesorio (multiplexado con

23 ACC_MAP_DET2 | Yo TTLde5V
la interfaz de datos de la tarjeta de red TD-

después de que la funcion de tarjeta de red

esté disponible)Voltaje de alimentacion del

24 Swe+ 0 Fuente de alimentacién intercomunicador de salida, salida maxima 1A

Salida de alarma programable,
25 Ext_Alarm O Fuente de alimentacién | salidatension de alimentacién del

intercomunicador, salida maxima300 mA

26 Power_GND GND Fuente de alimentacion GND

ACC_MAP_DET1 y ACC_MAP_DET?2 son para que los accesorios proporcionen informacioén de interfaz
para la configuracién del intercomunicador. Las identificaciones de los accesorios se dan a continuacion:

Tabla 10-5DB26 (aguja de cola) Definiciones de identificacion de accesorios

ACC_MAP_DET2 aAcc mMAP DET | Categoria de accesorios

10101 Modo maestro USB, proporcionar Vbus externamenteProporcionar
o 7 " | SWB+ externamenteModo esclavo USB, proporcionar Vbus
M T externamente, cambiar a SPK externoFalla, SWB+ no suministra |
M —L-energia externamente -
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10.4 Aspecto de la interfaz y secuencia de pines del lado del accesorio

ElI MAP del lado del host es una interfaz DB26 hembra, con el orden de los pines de la siguiente manera:

W0WO00000000")
0000000 O0Od
%0 000000 O

11. UHF3 (350-400MHZ)

11.1 Diagrama de bloques de la solucion general de RF
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Figura 11-1 Diagrama de bloques del médulo de RF
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11.2 Principio de la solucién general de RF

11.2.1 Transmisor

El micréfono externo convierte la voz en sefiales eléctricas de voz. El IC del cédec de audio
realiza primero la codificacion PCM para las sefales eléctricas de voz analdgicas. A continuacion,
las sefales se transmiten al DSP dentro de OMAP para someterse a la compresién de datos de
voz y a la conversion de 4FSK bit a simbolos. A continuacion, las sefiales se envian al DAC para
completar la conversién digital-analégica, y luego se emite el nivel de simbolo 4FSK. El nivel se
envia directamente a theTx_VCO para la modulacion de puerto alto de portadora, mientras que
otro canal se envia al PLL para la modulacion directa. El Tx_VCO emite sefiales moduladas, que
son amplificadas por el amplificador de potencia y las sefiales espurias armoénicas son suprimidas
por el filtro de paso bajo de la antena. Finalmente, las sefiales se transmiten a través de la antena.

11.2.2 ReceptorlLas sefales fuera de banda se filtran después de que las sefales de RF pasan a
través del filtro de paso bajo, y las sefiales utiles se seleccionan para las frecuencias
correspondientes a través de la red de seleccion de frecuencia que esta compuesta por el filtro de
paso de banda de sintonizacion eléctrica de dos etapas. Las sefiales de RF que pasan por el
amplificador de paso de banda y de bajo ruido, junto con las sefiales del primer oscilador local, se
envian al mismo tiempo al mezclador para completar la primera conversion y generar las primeras
sefales de FI de 73,35 MHz. El mezclador utiliza el circuito mezclador pasivo de diodos y tiene un
rango dinamico relativamente alto y aislamiento de puerto. Las sefiales del oscilador local de 3 a 5
dBm proporcionadas por el VCO obtienen una ganancia de 15 dB del tubo del amplificador, para
cumplir con los requisitos del mezclador. Después de la mezcla, las primeras sefiales de FI (73,35
MHz) pasan a través del filtro de cristal para filtrar las sefiales espurias fuera de banda, luego se
amplifican mediante un circuito de amplificacion de Fl de dos etapas compuesto por dos tubos de
amplificaciéon PBR941 y, finalmente, se ingresan al IC de Fl para el procesamiento digital de FI.

11.2.3 Unidad de generacion de frecuencia (FGU)La FGU esta compuesta por VCO y PLL. Es el
modulo central de todo el sistema transceptor. Proporciona una frecuencia portadora precisa al
transmitir y proporciona una sefial de oscilador local estable al recibir. Esta directamente
relacionado con el rendimiento clave del sistema. En esta solucion, se utiliza la frecuencia
fraccional SKY72310 PLL para el sintetizador de frecuencia. El VCO consta de Tx_VCO 'y
Rx_VCO. Cada VCO utiliza un circuito de oscilacion de tres puntos, y la funcién de conversion
de frecuencia se logra cambiando el valor del voltaje del diodo varac-tor.

| s,
11.3RF iy Lo @ L
! =]

11.3.1 Transmisor | | il !

! -0.1dB 0.5dB -0.1dB
8 dBm 6dB 16dB 18dB -0, TXRxS

HORMIGA

witch _ry_poRT
X LO Tubo de  Atenuador 34 dBm \ 7 dBm
claviia ‘Amonic  [Acoplador Microstrip
srcaton ArTodisoos RXPORT  Filtro DualDirectional
PreDriver Conductor
AFTOSMSGTN Forward Eﬂ Re"ednsa
T Detector | 4| etector
Etapa final 5
-
i P

Proteccion VSWR

Figura 11-2 Diagrama de bloques del médulo transmisor
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El transmisor tiene tres partes funcionales principales:1. Enlace del amplificador de potencia de la
sefial de RF.2. Filtro de paso bajo de antena de inhibicién de onda armonica.3. Circuito automatico
de control de potencia (APC) y circuito de deteccion de temperatura. En el enlace del amplificador
de potencia, Tx_VCO emite una sefial de RF modulada al circuito del transmisor, utilizando un
atenuador en forma de T para lograr la adaptacion de la impedancia entre etapas y el aislamiento
del circuito del amplificador de potencia y el circuito VCO. A continuacién, se utiliza el amplificador
de pre-controlador para lograr la amplificacién preliminar y el aislamiento del amplificador de
refuerzo de post-etapa. La sefal preamplificada se envia a la unidad de la etapa de refuerzo
(AFTO5MS004NT1) para una mayor amplificacion de la potencia para garantizar que se aplique
una sefal de potencia de refuerzo suficiente al amplificador de potencia final para el amplificador
final PA (AFTO5MSO031NR1). Después de la amplificaciéon del amplificador de multiples etapas, la
sefial de salida se empareja en el extremo de salida de la amplificadora de potencia de la etapa
final con la impedancia de salida de la linea de microstrip para reducir la pérdida de potencia de
salida causada por el desajuste de impedancia. Finalmente, la sefial de salida ingresa al filtro de
paso bajo de la antena a través del interruptor de canal del transceptor. El filtro de paso bajo de
antena es un filtro Chebyshev de alto orden que consta de un inductor y un condensador de
parametros concentrados. Una de las principales funciones del filtro es filtrar la sefial de
interferencia armoénica generada por el enlace de amplificacion de potencia. Este filtro ayuda a
mejorar el rendimiento de la atenuacion de la sefial arménica espuria con condiciones razonables
de pérdida de insercién en banda y fluctuacion. El transmisor utiliza el acoplador direccional y los
amplificadores operacionales U7005 y U7006 para lograr el control de potencia. U7005 y U7006
controlan el voltaje del colector U7001 y el voltaje de la puerta U7002 por separado para controlar
la potencia de transmisién. El termistor detecta la temperatura superficial de la carcasa del tubo
del amplificador de potencia final y la convierte en una salida de voltaje de CC para ser procesada
por software. El software compara este valor de voltaje con el valor de voltaje que coincide con el
valor de temperatura de proteccion proporcionado por hardware del tubo del amplificador de
potencia. El voltaje de polarizacion del amplificador de potencia se reduce cuando la temperatura
es demasiado alta, lo que reduce la potencia de transmisién y la radiacion de calor del
amplificador. Por lo tanto, el amplificador de potencia esta protegido. El circuito de control de
potencia consta de un interruptor de presién TP7001 controlado por plastico conductor montado
en la cubierta superior. Cuando el interruptor de presion esta apagado, el voltaje de control de
potencia VGG se tira hacia abajo, el amplificador de potencia no tiene la salida de potencia.
Cuando el interruptor de presion esta encendido, el amplificador de potencia comienza a funcionar.

11.3.2 Receptor

Control del atenuador HORMIGA
10dB.

an
7 | Al
{2
Filtro IF Batidora <165
Procesador IF SIAMP TELEVISION

Figura 11-3 Diagrama de bloques del moédulo receptor
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El receptor tiene las siguientes partes funcionales principales:1. Filtro de paso de banda
sintonizado eléctricamente y amplificador de bajo ruido (BPF y LNA).2. Circuito de mezcla de
frecuencia (Mezclador).3. Filtro IF y circuito amplificador IF (Filtro IF y IF Amp).4. Procesador IF.
Las sefiales, después de ser recibidas en el extremo de la antena, pasan a través del filtro de
paso bajo de la antena y el conmutador de canal del transceptor, y luego ingresan al filtro de
paso de banda de la etapa previa controlado por el nivel de TV_APC para filtrar la interferencia
fuera de banda de la sefial efectiva y enviar las sefiales Utiles al amplificador de bajo ruido. Las
sefiales amplificadas se filtran nuevamente a través del filtro de paso de banda de segundo
orden controlado por el nivel de TV_APC para filtrar ain mas la interferencia fuera de banda y
alimentar la sefial de RF util al mezclador de nivel mas bajo. Las senales de RF filtradas y
amplificadas se alimentan al mezclador y se mezclan con la sefial del oscilador local generada
por el Rx_VCO para producir una sefal de frecuencia de diferencia util, que es la primera sefial
de Fl a 73,35 MHz. La sefial se enviara al primer filtro de frecuencia intermedio (filtro de cristal)
con un valor Q alto para filtrar otras sefiales no deseadas generadas por la mezcla y todas las
sefiales de interferencia fuera del ancho de banda. El primer filtro de frecuencia intermedia
emite sefiales utiles en el circuito amplificador de FI para la amplificacion con limitacion de
amplitud y, finalmente, las sefiales amplificadas ingresan al procesador de Fl para su
procesamiento. El AD9864 fabricado por ADI se utiliza en esta solucion como procesador IF,
cuyo diagrama de bloques interno se muestra a continuacion:

MXOPF MXON IF2P IFZN GCP GCN

AGC AD9864

DECIMATION
FILTER FORMATTING/SSI DOUTA
DOUTE
T ' Fs
CLEOUT

CLKEN VREFP VCM VREFN PC PD PE SYNCE

[F Input %unu(

LO VCO AND
LOOP FILTER l l LOOF FILTER ]

Figura 11-4 Diagrama de bloques del procesamiento IF de AD9864

El amplificador IF emite las sefales IF de 73,35 MHZ, que pasan a través del pin IF IN del
AD9864 y entran en el AD9864, para someterse a la mezcla secundaria en el IC, de modo que
las primeras sefiales IF bajan a la segunda IF de 2,25 MHz. El segundo Fl realiza un muestreo
ADC para convertir sefiales analdgicas en sefales digitales. A continuacion, las sefiales son
procesadas por el filtro digital y emitidas a través del puerto SSI como sefiales 1/Q digitales no
demoduladas. Las sefiales I/Qdigital se envian al DSP OMAP para su demodulacién. Tanto los
dos circuitos osciladores locales del AD9864 como la frecuencia de muestreo del ADC utilizan
los dispositivos discretos periféricos para construir el circuito del oscilador LC. La sefial CLK de
19,2 MHz proporciona una frecuencia de referencia a su sintetizador de frecuencia interno.
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11.3.3 Unidad generadora de frecuencia (FGU)

MODDAC

OMAP

192MHz.

La FGU tiene tres partes funcionales principales:1. Oscilador controlado por voltaje (VCO).2.
Bucle de bloqueo de fase (PLL).3. El principio de funcionamiento del PLL es: La frecuencia del
oscilador de referencia 19,2 MHz ingresa a la frecuencia del chip PLL para la demultiplicacion de
frecuencias, para formar la frecuencia de referencia, es decir, la frecuencia de paso f1. La
frecuencia del VCO se devuelve al chip PLL para la demultiplicacion de frecuencia para generar
la frecuencia f2, que se compara con f1 en el comparador de fase (PD) para cualquier diferencia
de fase. Después de la comparacioén, se emite una corriente de pulso continua. La corriente de
pulso pasa a través del filtro LOOP para la integracion RC y luego se convierte a CV de nivel de
CC. EI CV se envia al diodo varactor del VCO, de modo que la frecuencia de salida del VCO se
controla y ajusta directamente hasta que el CV se vuelve constante y el bucle se bloquea en
consecuencia. La salida de frecuencia estable por VCO pasa a través del amplificador de bufer
y entra en el canal Tx/Rx. Este amplificador de bufer no solo realiza la amplificacién, sino que
también aisla el circuito VCO vy el circuito del amplificador de potencia posterior a la etapa. En el
IC PLL, multiplexa el pin LD/PS. Durante el periodo de desbloqueo, utiliza la funciéon PS para
cargar el condensador del filtro de bucle para que el voltaje del condensador pueda cumplir
rapidamente con el requisito CV. Después de que se bloquea la fase, su funcién se restaura
para servir como pin de deteccién de bloqueo para LD. El oscilador controlado por voltaje es un
oscilador de tres puntos, y la parte del oscilador estd compuesta por el diodo varactor y el
inductor principal de alta Q. El valor Q del inductor principal juega un papel clave en el
rendimiento del VCO. En la parte de control, se aplican diferentes voltajes al diodo varactor, de
modo que la capacitancia del varactor cambia y, en consecuencia, la frecuencia resonante
LCresonante cambia, y finalmente el VCO emite diferentes frecuencias de salida. En el VCO
transmisor, el DAC emite MOD_VCO para modular el tubo de modulacién del VCO y modula la
informacion de modulacion a la portadora. Debido al ancho de banda de bucle VCO limitado, la
informacion de baja frecuencia es dificil de cargar en el tubo de modulacién y, por lo tanto, hay
otra modulacion que tiene la informacion de salida OMAP, la informacion se ejecuta a través de
la interfaz en serie y luego se envia al IC PLL para la modulacion directa. Estas dos
modulaciones forman la modulacion balanceada de dos puntos del VCO.

CLk
TBDA
TALD

LO=3dBm

Figura 11-5 Diagrama de bloques de FGU
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11.4 Flujo de servicio de RF
11.41TX

Salida de potencia anorpual

UT007PIN=75 ¥ 5—si

No

ontroldel pedicr /\
UT007PING=75
No.

B
|

Nerifique UT006 y reeny

Aerifique U7005 y reemplicela

Figura 11-6 Flujo de servicio para la parte Tx

Nota: Para la potencia de transmisién, se debe confirmar que el valor comisionado es correcto.
Para obtener mas detalles, consulte el documento de software de puesta en marcha
proporcionado por Caltta Tech-nologies Co., Ltd.

11.4.2 RX

Ambito aplicable: Cuando se confirma que el CV y el altavoz externo son normales.
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No hay recepeion

QVIA_RX es normal? [1]

VCCOVRX es normal? [2] NOeed  Comprobar U005

El punto de trabajo estatico de UB003 Gs:
normai? (3] o======—  Comprobar Us003

Punto do trabajo estatico de US00T
'y UB008 es norma? [4]

Compruebe US007 y
UB008

ensibiidad de 73,35 MHz en C6070
4Es nomal? [5]

Fuerza

—~Seaundo osclador local Compruebe UG010y

] VDB00G y circuitos
circundantes

Compruebe el VD§00S y

El cicuito de 18MHz es normal[7] s————No los circuitos circundantes.

si

Verifique la soldadura en fro, el
‘cambio de soldadura y el ansporte.
sobre.

Sensibiidad en el punto de C6044
¢Es normal? (8]

75001, T6002 y D004 son

si

Verifique el vltaje de funcionamiento

U6004 y alrededores
4Los circuitos son normales? [9

si si

% ampliud do a sefal on G607 es. Comprobar e chcuto VGO
znormal? [10] v

Verifique VDB001-VDE004 para
soldadura en frio, cambio de
ra y arrasire, 3er pin de U002

¢ Tiene voliaje de entrada normal? |

¢La television es normal? “Compruebe VDBO01-VD004 y
U002(11

111)

si

4L direccion del diodo es normal?
£7015-L7018 y los circtitos
circundantes tienen soldadura en
o © cambio de soldadura?

D601y D7003 tiene
ZCircuito de paso bajo?

si

Fin del control

Figura 11-7 Flujo de servicio para la parte Rx
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Descripcion de situaciones normales:[1]: El tercer pin del U6005 tiene un voltaje de
aproximadamente 9,3 V o 11,2 V. [2]: Un extremo del L6019 tiene un voltaje de
aproximadamente 9,3 V o 11,2 V. [3]: EI U6003 tiene un voltaje de colector de aproximadamente
7,6 V y el voltaje base de aproximadamente 0,7 V. [4]: EI UB008 tiene un voltaje de colector de
aproximadamente 1,48 V y el voltaje base de aproximadamente 0,76 V. El U6007 tiene un
voltaje de colector de aproximadamente 1,63 V y el voltaje base de aproximadamente 0,72 V;
[5]: Utilice un analizador de espectro y una sonda de RF para probar el C6070 y compare la
sensibilidad probada con la placa normal. [6]: Utilice un analizador de espectro y una sonda de
RF para probar si el C6133 tiene la segunda sefal del oscilador local de 71,1 MHz y si el voltaje
del TP35 es de aproximadamente 1,3 V. [7]: Utilice un analizador de espectro para probar si hay
una sefial de 18 MHz por encima del inductor L6026 y si el voltaje en dos extremos del inductor
L6026 es de aproximadamente 2,0 V. [8]: Utilice un analizador de espectro y una sonda de RF
para probar el C6044 y compare la sensibilidad probada con la placa normal. [9]: EI U6004 tiene
un voltaje de colector de aproximadamente 9 V y el voltaje base de aproximadamente 0,7 V. La
resistencia R6038 tiene un voltaje de aproximadamente 11 V en el extremo superior. [10]: Utilice
un analizador de espectro y una sonda de RF para probar el C6073 y compare la amplitud de la
sefial probada con la placa normal. [11]: El 3er pin del U6002 tiene un rango de voltaje de 0.5V-
2.5V, el 3er pin tiene un rango de voltaje de 2.5V-8.5V, que cambia con la frecuencia.
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11.4.3 FGU

Voltaje CV anormal:

CV anormal

Txy Rx CV son CV anormal de RxCV de Tx anormal
anormal

'
:|_

y v
Voltajes de
15008 y Reemplac Reemplazar|
xggg\‘g%a L5014 son  |—No—g| L5008 0 g;ﬁggf,’?& [—No—wl L5002
o
YOC3V3DR | ) Comprobar el ciruito normales?*41 Lsot4
F ¥ de alimentacion
¢Son normales?
si si
si
Salida
Sesgo de DC de deU5006 y Reemplac Sesgo de DC de Salida U5005 Reemplazar
U5002 0 Fuerz: U5006 0 ¢ Fuerz: U5005
Us003 son Us007 - ¢Us001 es | Es
gnormal? usoo7 normal? 52
Checkfee ¢normal? o bl oy
Retroalimenta dback 61
ciénde VCO a circulto
Plles  [—NO—M (especiaimentec
normal? omprobar C5049
para cualquier resfriado
soldadura) L 1 Lsi
o of S Compruebe el US001 y

Compruebe U5002 0 U5003, y las piezas circundantes

partes circundantes

19.2MHzT Comprobar
CXO tiene 19.2MHzTC
salidade  f—No—g XO y circuito
oscilacion circundante
normal?
Comprobar partes
de resonancia No Comprobar partes
circuito para Part de resoinanma
| Partes oo pa artes circuito para
deresonancia b deresonancia ™ soidador en
—No =3 frio (espec 0
ser circuito son circuito son frio (espec
iallyVD5006~
normal ¢normal? iallyVD5002~
VD5 VD5
18) 005)
Reloj de
US5009(SKY
72310) ] Fin de la reparacion
Es T T
normal?*71 1 1
si si
NL Retroalimentacion Retroalimentacion
filter . - El filtro del . -
ofreceiver is |——F Fin de la reparacién ansmisor o5 [——#] Fin de la reparacion
normal? normal?
Comprobacion
de la salida del
control principal
ic I_Noj I_No_J
Verifique las partes del fitro de retroalimentacion del Comprobar el flto de retroalimentacién del receptor
recept(especialmente DS005/D5006) (especialmente D5003/D5004)

Figura 11-8 Flujo de servicio para el VCO

*51: Tras la recepcion: 3 pines del U5006 o U5007 emiten aproximadamente 4 V.
*52: Tras la transmision, 3 pines del U5005 emiten aproximadamente 4 V. * 61:
Tras la recepcion, el voltaje del polo E del U5002 o U5003 es de
aproximadamente 1.8 V. * 61: Tras la transmision, el voltaje del polo E del U5001
es de aproximadamente 1.8 V. * 41/ * 42: L5008 / L5014, L5002 Ruptura de
CC.* 71: La frecuencia del AD9864_PLL_CLK es de 1923KHz.
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Flujo de reparacion del circuito PLL

Compruebe la fuente de alimentacion
circuito

Voltajes de VCCSVFGU, VCC3V3IGU y
VCC3V3DRF son normales?

£Oscl 2 SiNoNo . - ReemplazarU5001,U
¢Oscilacién VCO adecuadar 0 X | Reemplazar

! i

ReemplazarU5005,U Comprobar el entomo.
5006/U5007 partes de US001,
U5002/U5003

¢Es normal el CV?*3 No. L5002, ;gfrgilﬂ ALS"” son Reemplace L5002, L5008 / L5014

Comentarios de VCO a No. Revisa los comentarios
¢LaPLLes normal? [~ circuito
Reemplace US015 fg—N LUS015 es normail?*5 |
si
i
19.2MHz TCXO Comprobar TCXO de 19,2 MHz
tiene salida de N
oscilacién normal? circuito
Compruebe las partes
circundantes del U5015 |
si

'

Elreloj de D4 (SKY72310) es
¢Normal?*6

——si

No

+

Comprobar el control principal
Salida de IC

Figura 11-9 Flujo de servicio para el PLL
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Error de frecuencia de referencia anormal:

Referencia anormal
Error de frecuencia

l_l

La corriente dé . .
transmision es No Consulte la guia del flujo
de reparacion de Tx
¢normal? |
T
Si
h 4
Bufferamplif Verifique U5015 y |
ier de Nos parte circundanteU5015,
JEIVCO [ el 1er pin tiene el
es normal? ¢Voltaje de 5V? |
T
Si
¥
Transmisor'
s D7001 es
¢normal?

Fin de la reparacién

Figura 11-10 Flujo de servicio para el error de frecuencia de referencia anormal
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11.5 Diagrama de posicion de los componentes de PCB
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Figura 11-11 Diagrama de posicién de los componentes de PCB de la capa superior de PM790U3 placa
base
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Figura 11-12 Diagrama de posicion de los componentes de PCB de la capa inferior de PM790U3 placa base
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11.6 Diagrama esquematico
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11.7 Tabla de piezas

T
s Nombre de los materiales

No. | Codigo de materiale: Qty. | Posicién No.
1 0.45.02.0100266 | 0402 Resistencias de chip | 1 R205R6019,R6047VT8,VTI,VT18-
2 0.45.02.0100374 18KQ0402 Resistencias 2 VT23VT1C10,C6133,C5049,C5059C18
0.14.01.0100008 de chip 750Qtransistor 8 7,C190,C191,C195-
4 NPN 4——1-C199,C201,C211,C217,C221,C222,C22 -
| 5 0.14.03.0100001 dualNMOSFETCoéndores | 4 | 6,C229,C232,C234,C240,C249,C250,C |
0.46.05.0200067 de cadera 22pF 254,C261,C263,C269,C283,C286,C292,
C293,C295,£296,C299,C305,C307,C30
8,C318,C319,C6026,C6136,C285,C316,
C365,C376,C380,C381,C486,C489,C49
6 0.46.05.0200206 Condensadores de chip 1uF | 53 2,C6001,C6141,C6143,C422,C5002,C7
021VD13,vD14, VD22,VD23
7 0.04.02.0100086 | Supresores de voltaje 4 |
transitorioDiodo de barrera
8 0.13.02.0200005 Schottky (solo para el médulo 7 VD3, VD5-VD7, VD45, VD46, VD51
Bluetooth de QualcommWCN
2243)5-A, AMPLIO RANGO DE
9 1 0.03.03.0100120 | o\ rRADA CONVERTIDOR D6R169,R173,R180,R183,R186,R189,R
SWIFT P-DOWN ——1192,R195,R198,R255,R256,R280,R707
10 | 0.45.02.0100120 | 0402Resistencias de chip '43 | 1C314,C321,C491,C495,C5120C15,C16
4750Q | ,C22,C38,C39,C63,C206,C401,C403,C4
11 0.46.05.0200149 Condensadores de chip 5 04,C406,C6059,C6091,C6093-
390pF ~ | c6095,c6107,C6110,C6123,C6124,C70
88,C7095,C59,C66,C158,C159,C168-
C170,C172,C174,C179,C181,C182,C29
12 0.46.05.0200179 OC%qt:j:nsadores de chip 50 4,C298,C370,C371,C488,C490,C494.C5
39,C7112,C7118, C336, C337, C6112,
C31, C160, C166D15R5013, R5018,
R6052, R5008D32, S1, S2
13 | 0.02.01.0100041 | Amplificador operacional dual de 1
_14 0.45.02.0100234G baja potenciaResistencia de chip-4__
T15 7150Qinterruptor analdgico SPDT 3=~
0.02.03.0400001a
dinamicolnterruptor analégico
con capacidad de audio de
16 G0.02.03.1100026a g iiacion negativa 1 u5012
17 0.47.02.0200046 0603 Inductor de chip 82nH | 1 L6015
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T
Caodigo de materiales Nombre de los materiales

No. Qty. | Posicion No.
18 | 0.45.02.0100342 | Resistencia de chip 7 R200, R6018, R286, R149, R153,
19 | 0.50.52.6000120 | 2-74KQBackup Bateria 1 R5005, R154GB1C58
720 (condensador)Polimero de 1T T
0.46.04.0200089 | superficie condensador
electrolitico de tantalio0603
|21 | 0:48.02.0200133 | oo ictencias de chip 75kazoy 11| R23VD17R28, R29, R289, R5054,
22 | 0.04.02.0100127 | Resistencias de chip de TVS040212 | R5056, R5058, R6024, R6034, R6058,
23 unidireccionales 4700QN mosfet 24 | R701 6,
0.45.02.0100277 )
24 de potencia de R7077,R7085VT35,VT39C7109,C309,C
25 0.14.03.0100047 canalCondensadores de chip 317,C322C504,C506,C541-
330pF
0.46.05.0200074 C544,C546,C548,C6051,C5016,C5026,
C6013,C6014,C6024,C6032,C6036,C60
26 | 0.46.05.0200095 | Condensadores de chip 47pF 19 | 87:C7035,C7037C5014,C5083,C5079C
5023C369,C375,C6044,C6089,C7028C
1
97 (G0.46.05.0200207 | Condensadores de chip 3 421,C5018,C5009,C7006R65,R66,R68,
g 0.46.06.0100094 9.0pFMidor de onda artificial 1——R78,R210,R220,R24O,R241 ,R287,R307,
o9 4.3pFCcondensadores de chip 5__R316,R333,R334,R337,R338,RESOO1 ,R6
0.46.05.0200156 | ,, o 059, R6064, R6066, R7062, R7001,
-30 P L4 b
0.46.05.0200122 Condensadores de chip 27pF R7002, R7030, R7098, R7040, R5033,
C6144, L6035, R7006D8C132, C133,
C410-C413, C5048, C5034, C6007,
31 0.45.02.0100232 0402 Resistencias de chip 0Q 29 C6012. C6033. C6038. C6128. C6055
C5082HL1-HL3R7039R22,
R71R5124D42C6116
32 0.03.01.0300011 1.2V 0.3ALDO 1
33 0.46.05.0200104 Condensadores de chip 15pF 15
34 0.13.04.0100002 (Amarillo) Resistores de chip 3
35 | 045020400088 | SMD LED1206 verde 20KQ0402 ¢ |
36 Resistencias de chip 12KQ0402 »—
0.45.02.0100271 ) ) )
| 37 Resistencias de chip 20QDual b
38 0.45.02.0100183G | SPDT Conmutador analégico 1
_39_ 0.02.03.0200015a __USBZ.O de alta velocidad I
(480Mbps)
0.46.05.0300090 Condensadores de chip 39pF
|
Liquido de montaje en
40 | 0.46.03.0200004 | superficiede aluminio 1 C23
electroliticocondensador
470uF
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T
Cadigo de materiales Nombre de los materiales

No. Qty. | Posicién No.

41 | 0.03.01.0200038 | | pOOB0O3ChipResistors97 | 22 | D3, D4R309, R310C136, C145, C148, '
|42 | 0.45.02.0200032 | 60Q ~ |10 |c183, 189, C257, C372, C374, C5005,
743 ~1"C77U5005-U5007, U6005, U7007,

0.46.05.0200164 OCZr;t:j:nsadores de chip U7010C105-
44 | 0.14.03.0400010 | Nch+Pch MOSFET 6 | C107.0109,0110,0389,C6099,C7103,C7
105,C7107,C7113,C7115,C223,C230,C23
1,6235-

45 | 0.46.05.0200194 gggiFCondensadores de chip 33 ©237,C258,C341,C345,C347,C356,C358-
€362,C6002,C6003,C6079,C5151,C7130
C7101,C7104,C111-

46 | 0.46.05.0200175 | Condensadores de chip 330pF54 | 0122 c471,C545,C547,C549,C551,C554-
C556,C558-C561,C563-C565,C567,C569-

47 | 0.03.06.0100012 | Supervision de 1 | C589,C5121,C568,L6046D23

microprocesadorCircuitosCo

48 | 0.46.05.0300210 | ndensadores de chip 1 C6137R8, R11, R16, R102, R111,

49 | 045020100085 | 10HF0402 Resistencias de | 9 R6031, R6032, R80, R81R206VT10,
| 50 chip 30.1KQ0402 | 1| VT11R2-R4, R20, R70, |

51 | 045020100114 | Registencias de chip 2 | R143,R157,R158,R162,R5022,R5024-

0.14.01.0100082 | Transistor 36.5KQPNP R5029,R31,R116,R118-
R120,R221,R6020,R35,R55,R368,R369]
52 | 0.45.02.0100180 | 0402 Resistencias de chip 31 -R6004,RE036,R6037,R7064C5103-
1000Q C5107,C5163-
C5167C5093C5,C123L16,L19C6125R7 |

53 | 0.46.05.0400242 | condensadores de chip 10 | 074,R7087,R7068L4C3,C4,C32,C48,C1

54" | 046.05.0400009 | O-TMFConductores de chip | 12 | 30,C134,C140,C164,C173,C306,C311-
55 0.068uFComplementos de—-21—"C313,C315,C330,C331,C334,C334,C33 "
| 56 0.46.05.0300125 chip 0.1pFCContores de __| 31__| 4,C342,C352,C352,C354, ]

57 | 047.06.0300006 | o, de ferrita de C355,C357,C496,C498-

58 | 0.46.05.0300059 | 0.012uFNTC || cs00,c502,c503,0508,C510,C516- |
59 0.45.09.0200004 | Thermistorinductor de 1 C523,C525,C526,C528- 7
- potencia 15uH —+ —C538,C562,C566,C5051,C5067,C5075, -
0.47.02.0800153
C5077,C5085- 4
C5087,C5128,C6100,C6101,C6106,C6
108,C7001,C7093,C524,C6081
60 0.46.05.0200066 Condensadores de chip 100pF 72
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.

61 | 0.46.05.0200071 | Condensadores de chip 31 | C5042, C7014, C5028C45, C52, C80-
|62 | 0.46.05.0300197 | 18PFCéndores de chip 1uFChip 25 | C84, C384, C17, C18, C56, C6077R15, |
63 CapaciPuente de ohmios [ R223, R237, R6070, L7007 1

0.45.02.0200327 | ceroResistencias de chip 0Qtores
0.22uF )

64 | 0.46.05.0200068 | condensadores de chip 1 C5053C5156, C89, C423R5, R48, R91,

65 | 0.46.05.0300199 | 0.033uFCcondensadores de 3 R97, R100, R105, R107, R110, R113-

cadera 4.7uF | R115, R125, R215, R217, R218,

66 | 0.45.02.0100257 | 0402 Resistencias de chip 28 R6005, R6021, R6045, R7056, R7057,

100KQ R7080, R7083, R108, R109, R6067,
L R6068, R156R7045, R7049, R6007,

67 | 0.45.02.0100112 | 0402 Resistencias de chip 7 R6011-R6014R7009, R7081, R7084,

B . : | L7001, R86, R87, R47, R14 n

68 0.45.02.0100182 221KQ0402 Resistencias de 8

chip 2000Q

69 | 0.13.03.0200002 | giodo estabilizador de 1 D7006

70 0.45.02.0100242 voltaje0402Resistencias de | 1 R6046
| 71 0.46.05.0300211 chip 1800QContores de chip | 2 C255,C256

72 0.47uF0603 Resistencias 5

0.45.02.0200199 ) ) R96, R112, R127, R128, R130

73 de chip 100QCombrios de 3

74 | 0.46.05.0200202 | chip 4.7pFComadores de 3 C5021,C6117,C6034C5069,C5073,C50

75 0.46.05.0200142 cadera 7.5pFComadores de | 2 54C6004,C6037U5015L6024R6028L50
76 cadera 5.6pFMMIC 17 1730,L5041,.6029,1.5002,L.5005,L.5006,L5 |

0.46.05.0200062G N
77— L_amplificador de banda 11-1014,L5017,0.5018,0.5019,L.5008,L.5011,L
0.15.01.0100092 )
| 78 ancha0805 Inductor de chip | 1 | 5012,L5013,L5007R204,R6026
0.47.02.0300084 4.7uH0402 Resistencias de
0.45.02.0100115 | chip 332Q
79 | 0.47.06.0500001 | Inductor 470nH 15
80 0.45.02.0100119 0402Resistencias de chip 2
56.2KQ
81140.46.05.0200077Condensadores de chip 1500pF €100-C104, C137-C139, C146, C155-
C157, C332, C388

82 0.46.05.0400237 Condensadores de chip 10uF 1 C291

83 0.45.02.0100005 | 0402Resistencias de chip 5620Q 4 R104, R106, R7044, R372

84 | 0.14.01.0100031 | |ransistor digital dual 7 | UB0D1, VT3-VT7, VT16

(NPN + PNP)

85 | 0.47.02.0100076 | nductordealta 3 | L6005, L7003, L5050

frecuencia100nH
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Nombre de los materiales

124Q

No. | Codigo de Qty. | Posicion No.
materiales
C1, C2, C19, C20, C125, C188, C194,
86 0.46.09.0600004 Condensadores de chip 10uF| 20 C209, C228, C408, CA14-CA17,
C7023,C7097,C46,C44,C40,C328L5,L6,
87 0.47.02.0900056 Cuentas de ferrita Chip 32 L8-L14,L17,L20-L31,L36-
L39,L43,L44,L51,153,L54,L50D12,D14C
88 0.02.01.0100050G | Amp cuadruple de baja 2 6056D20.D21.D24.D25.D45D26G1C605
89 | 0.46.05.0200213G | potenciaCondensadores | 1 | 7 55062.C6070.C7090.C5010.C5020.C
91 de baja caida 11—
0.03.01.0200148 ,C6029,C7003,C7012,C7022,C7079,C7
92 1 1080,c7087,C7094,C7098,C7111,C7117,
0.30.01.2000097 Erzi;aGISK 7015 Resonador de | G719, CT132-C7134, CT137, C7072,
C5035
93 0.46.05.0200148 Condensadores de chip 30
1000pF
94 0.46.05.0200060 Condensadores de chip 3 C7033, C7034, C7025
|95 | 0.46.05.0200013 | 82pFCondores de chip | C5157
9 | 045020100196 | 4700PFO402Resistencias |7 | p147 R7054 R7078, R7079, R7082, R85, R89
.97 de chip 15KQContores de |1
98 | 0.46.05.0500003G | ¢hin 1000pFConductores de | 7 | O/ o]
99 | 0.46.05.0200225 | 1qeaicos 10pFCondoresde | 3 | C33, C41, C42, C51, C7013, C7031,
0.46.05.0200037 cadera 0.047uF L6007C7100, C127, C7016R6, R9,
R167, R179, R182, R184, R187, R190, -
100 | 0.45.02.0100106 | 0402 Resistencias de chip | 13 | R193, R196, R129, R370, R7091L6026
33.2KQ1008 Paquete de T
101 | 0.47.02.0400084 alambre bobinadolnductor de 1
chip 3.3uyHCoéndores de chi
102 | 0.46.05.0500166 po-su Pls C24, C26, C65R12,
103 22uF0402Resistencias de M4 TRes R39
0.45.02.0100105 chip 3320QZener Diodo T
104 (carrete)Condensadores d 4—TR5014VD2, VD9,
carrete)Londensadores de
105 | 0-13:03.0100012G | e ooF 2| vD10, VD50C5050,
cni .
0.46.05.0200209 p 5.0p 5011
106 | 0.46.05.0200171 Condensadores de chip 8.0pF 1 C6028
107 | 0.03.01.0200191 | LDO 3 | D1,D2, D7
108 | 0.45.02.0100204 | Chip-Resistencia 470KQ 1 R74
109 | 0.45.02.0100186 | 0402 Resistencias de chip 2 | R5035, R222
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No.

Cadigo de

110

materiales

0.45.02.0100092

Nombre de los materiales | Qty.

Posicion No.

0402 Resistencias de chip 33
100Q

R82, R150, R155, R5006, R5007,
R5011, R5012, R5016,
R5017,R6057,R165,R171,R185,R188,
R191,R194,R197,R238,R239,R269,R2
72,R276,R279,R6016,R376,R7004,R7 |

1M1

0.45.02.0100195

0402 Resistencias de chip 1

112

113

0.46.05.0300128

0.45.02.0300163

470Q
|

Condensadores de chip 2.2uF 17

0805Resistencias de chip 2

005,R7037,R7034,R7035,R7038,R706

| 5,R7070R7014C28,C29,C55,C62,C68, |
©90,C91,C94,C97,C310,C323,C386,C
5061,C6111,C178,C202,C131R6038,R
6039L15,L18,L41,L6025,L6002,L46R6

114" | 0.47.02.0900001 82.5Qchip 6__029VD21,VD42L32-L35
115 045.02.0100113 bead0402Resistencias de — |1~ 7
116 chip 5110Qzener 2
117 | 0.13.03.0100084 | giodeChip Beads 4
i 0.47.02.0900024 N B
R51-R54, R56-R58, R60-R63, R99, R135,
R140, R163, R211, R213, R228, R242-
R244, R247-R250, R252-R254, R264,
118 | 0.45.02.0100278 0402 Resistencias de chip 55 R266, R268, R270, R271, R274, R275,
33Q R277, R278, R304, R313-R315, R317,
R319, R321, R324, R328, R335, R336,
R342, R345, R346, R407, R6008, R365
119 | 0.46.05.0500117 Condensadores de chip 10uF 1 C72
120 | 0.45.02.0100334 | 0402 Resistencias de chip 7 R5053, R5055, R5057, R6006,
R6033, R7086, R7052
82KQ
121 | 0.46.05.0200088 | condensadores de chip C6090, C6086, C5072
122 | 0.46.05.0300040 | 12pFCombrios de chip C43, C49, C73-C76, C79, C383,
11124 chip 10QComordores de chip —1——R308 R312. R330-R332. R5046 J—
125 | 0:46.08.0200017 | 5g00pF0805Resistencias de | 1 | R3s1.R357 R7075
0.45.02.0300350 | chip 49.9Q R6015R21L7009, L7010C5108,
C5096, C5168
126 | 0.45.02.0100179 0402Resistencias de chip 16
2210Q
I N
127 | 0.45.02.0100269 | 0402 Resistencias de chip 1
128 | 0.47.02.0900010 | 68KQChip 2
129 BeadsCondensadores de chip 3—+ —
0.46.05.0400064
0.33pF )
130 | 0.46.05.0300205 Condensadores de chip 1 C6114
0.68uF
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R375

T
No. | Codigo de Nombre de los materiales | Qty. | Posicién No.
materiales J
L40, L45, L48, L5001, L5023, L5031, L5032,
131 | 0.47.02.0900035 Cuentas de chip 19 L5042, L6001,
L6008,L6019,L6021,L6027,L.6028,L6032-
L6034,.7026,L6048C11-C14,C21,C25,C34-
C37,C53,C54,C57,C60,C61,C64,C67,C69-
C71,C85-
C88,C92,C93,95,C96,C98,C99,C108,C126,C
128,C129,C176,C186,C282,C284,C287,C289,
C290,C320,C326,C327,C329,C339,C340,C34
3,C385,£387,C397-C400,
C402,C405,C407,C409,C5005,C5007,C5030,
C5045,C5047,C5098,C5125,C5129,C5135,C5
132 | 0.45.02.0100195 Condensadores de chip de 0,1 136 155,C7002,C7011,C7017,C7096,C7102,C5001
WF ,C6025,C6027,C6050,C6072,C6146,C6148,C1
35,C142,C150,C152,C154,C171,C175,C215,C
220,C224,C225,C242,C264,C265,C297,C300,
C366-
C368,C377,C379,C485,C487,C493,C497,C50
1,C505,C507,C509,C512,C514,C540,
C6058,C6060,C6061,C6065,C6066,C6068,C6
096-C6098,C6103-
C6105,C6109,C6118,C6119,C6134,C6135,C71
133 | 0.46.05.0500117 Interruptor analégico SPDT 08,C153,C5111,C5112,C424,C5088,C5033S3
134 0.45.02.0100334 Condensadores de chip 3 C8, C9, C50
135 4.7uF0603Resistencias de 4
136 0.46.05.0200088 chip 49.900402 1 R320, R322, R323, R325
137 | 0.46.05.0300040 | Resistencias 23.7KQSMT R144L2,L3,L7,L
138 0.45.02.0400089 BEADCinductor de cadera 42, 1.57L47,L600
139 270nHinductor 560nH0603 —+1—+4L6016
0.46.05.0200017 . )
B Chip multicapa 1 |
0.45.02.0300350 | Powerlnductor 270nH
140 | 0.45.02.0100179 2 L6020,L6014
141 | 0.45.02.0100269 | 2-2uF/X5R/50V/ 3 | C6,C7,C30
0603Condensador ceramico0402
142 | 0.47.02.0900010 Resistencias 22.1KQ 9 R25, R26, R33, R36, R45, R46, R101, R103,
143 | 0.46.05.0400064 Supr.esores f:ie . 23 VD8, VD19, VD20, VD24-VD26, VD28,
voltaje transitorio VD30-VD41, VD43, VD47, VD48, VD16
144 | 0.46.05.0200108 Condensadores de chip 33pF| 8 6092, C6140, C6142, C6147,
C5041, C6074, C7029, C7032
145 | 0.46.05.0400121 Condensadores de chip 7 C5100-C5102, C6126, C5160-C5162

0.22uF
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No. | Cédigo de Nombre de los materiales | Qty. | Posicién No.
materiales
147 bobinadolnductor de chip 1 -C6082, C6083
0.14.03.0200040 Mosfets de canal
148 43—
ChipCapacitors 2.2pF0402
149 | 0.45.02.0100475 | Resistencias de chip 1 | R284R6048R6054, R6017, R5004,
150 | 0.45.02.0100177 | 240Q0402 Resistencias 1 R7015, R5015, R7060,
151 287000402 Resistencias 7 | R7061R5010, R7055L6022, L6023
0.45.02.0100089
152 825000402 Resistencias 2
153 | 0.45.02.0100267 | 390001008 Paquete de 2
154 0.47.02.0400011 alambre bobinadolnductor 1
| 155 de chip 7
0.02.03.0900008 | 10uHTPS2553DRV0402 D36
0.45.02.0100288 | Resistencias de chip 20KQ R6025, R98, R281, R131, R290, R360, R374
156 | 0.46.05.0200008 Condensadores de chip 270pF 10 C141,C143, C144, C149, C161-
| C163, C333, C5149, C5123
I
157 | 0.46.05.0200120 Condensadores de chip 1 C6102
2200pF
R59, R208, R209, R245, R246, R251,
) ) ) R257-R260, R262, R263, R265,
158 | 0.45.02.0100259 (1)3222 Resistencias de chip 30 R267, R291, R292, R294, R296,
R297, R300, R305, R350, R423,
R5034, R5036, R5047, R5051,
159 | 0.13.03.0100088 | giodo zenerEntrada en 1 R5052, R6010VD4
serie/serie o cambio de
160 | 0.05.09.0100011 2 | D9,D19D7004,D7005C6113R30,R32VD
L salida en paralelo de 8 n
161 0.13.02.0100040 | pitsDiodo 2 11,vD12,vD15,vD18,VD27,VD29,VD49
162 —T1—71R326,R327,R329 .
163 0.46.05.0300035 | ScottyCondensadores de
164 | 0.45.02.0100262 | Chip 3300pF0402
"165 Resistencias 180KQdoble - ——- -
B 0.04.02.0300008 canal 0.5pf TVS0402 | | i
0.45.02.0100108 Resistencias de chip 301Q
166 | 0.47.02.0200023 | 0603 Inductor de chip 820nH | 1 L6017
167 | 0.13.02.0100026 | Diodo Scotty 1 VD1
168 | 0.45.02.0100080 0402 Resistencias 6190Q 3 R6060, R6061, R285R27, R77, R79, R83,
R84, R121, R124, R145, R159, R202, R203,
169 | 0.45.02.0100118 | 0402 Resistencias de chip 39 | R219, R224-R227, R229, R230, R232,

47.5KQ

R236, R282, R288, R293, R295, R301-
R303, R6063, R359, R7067, R364, R6062
]
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de doble nucleo a 375 MHz

T
No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.
170 | 0.45.02.0100246 | 0402 Resistencias de chip 4 | R24, R5063, R7047, R371R5002,
171 | 0.45.02.0100006 39KQ0402 Resistencias de chip 6 R5003, R7058, R7050, R7063,
_1 72 | 0.46.05.0200151 121KQComlores de chip 0.47uF '1 _R5001 C78X5001C47D11, 1
B ’ 'D27,D28,D30,D33,D34,D41U5008,U601 |
173 1 0.30.07.4000013 | Condensadores 1
174 1 1C177,C180,C184,C185,C192,C193,C2 -
0.46.05.0300107 VCTCXOChip de
175 , 7 | 00,C203,C205,C207,C208,C210,C212- |
19.2MHz Filtrado EMI de
176 | 0.04.02.0200019 2 C214,C216,C218,C219,C227,C233,C23
0.01pF8line y transistor
8,C239,C241,C243-
.14.01.01 4 Eprotectionnpn
014.01.010005 P P C248,0251,C252,C259,6260,C266,C26 |
7,C270-
C281,C301,C302,C364,C418,C5004,C5
006,C5019,C5029,C5032,C5044,C5046,
C5052, C5060,C5062-
177 | 0.46.05.0200147 Condensadores de chip 470pF 86 C5065,C5076,C5084,C5099,C5154,C70
89,C7099,C6005,C6019,C6071,C6073,
C6076,C6080,C6138,C6139,C6149,C61
50,C6165,C5066,C5074,C427,C428,C4
29
178 | 0.45.02.0100408 | 0402 Resistencias 2 R7,R10
179 | 0.47.02.0200005 | 90-9KQ0603 Paquetede 141 4y,
alambre bobinadolnductor de
180 | 0.47.02.0300034 | Chip 330nH0B05 Paquetede | 4 || 5015
alambre bobinadolnductor de
181 | G0.47.02.0300088 | chip 68nH0805 Paquete de | 1 L5009
182 1°G0.15.01 _1300001——alambre bobinadolnductor de——1
s chip 56nHWave Diodos de | , | D8002D6001,07001VD5001VD5007.vD
184 0-15:01.1200002G | deteccionDiodo de PINdiodo | | 5009,VD5011,VD5012,VD6005,VDE001,
" [ 0.15.01.1100001 | de capacitancia variable | | VD6002,VvD6003,VD6004,YD6010,VD60
11,vD6012,vD6013,VD5002,VD5004,V
D5010,vD5013,vD5006,VD5008,VD500
185 G0.15.01.1100002 | Diodo de Capacitancia variable 22 3.VD5005.VD6006U6002.U7005.U7006
U6009D5001-D5006,D6003U5001-
- - U5003,U6010,VT28
186 | G0.02.01.0100006 | amplificador operacionalde 3
187 | G0.15.01.0500001 | frecuencia intermediachip 1
| 188-1-G0.15.01.1200003_d€ procesamientoDiodos 7
1891 G0.14.01 _0100123_de conmutaciénTransistor e L
NPN
190 | G0.42.08.1900011 | Conector FPC de 50 pines 1 X3
191 | 0.08.05.0200012 | SOC depuntofiotante C67 | 4| 4
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.

_192__G0.15.01.0100091 _transistor npnChip de __21 _U6007,U600
193 | G0.03.01.0200150 | potencia LDOCarchipe de 11 8D43D22D4
1194 | G0.03.01.0200151 | potencia LDOConvente de | 11 | 0L7006D37D
1195 | G0.03.01.0200152 | resorte 47nHLogic proceso | 11 | 29D18
196—1-G0.47.05.0600007 —de base de puerta ICD /A 11—
197—-G0.05.07.0100001 {-transformacién ICMultilayer —+-10—-
1 198_| G0.02.08.0100001 | Inductor de chip 12
199 | G0.02.05.0300001 | 6.8H256Mb DDR mévil

200 | G0.47.06.0500006 | Transistor digital

201 | G0.06.02.1200039 | RAMNPN0402 Resistencias L6031
202 | a de chip 392Q D39
203 | 44 010100037 U7008,U7009,VT2,VT13,VT14,VT1
7,VT24 VT27 VT29,VT30
0.45.02.0100082 R94, R6055

R1, R37, R38, R43, R44, R50, R311,
R318, R5009, R17, R69, R72, R73,
R75, R76, R90, R90, R92, R93, R95,
204 | 0.45.02.0100296 0402 Resistencias de chip 55 R132, R134, R137, R138, R141, R142,
10KQ R148, R152, R160, R164, R1666 ,
R168, R170, R172, R178, R181, R201,
R212, R283, R5023, R6049, R6050,
205 | 0.45.02.0100109 | 0402 Resistencias 51.1Q 4 R6053, R366, R207, R358, R6040,
R363, R361, R151, R6022, R6030, -
206 | 0.45.02.0100324 | Chip-Resistor 1.21KQ0603 | 13 | R6044R40, R41, R49, R136, R139,
R199, R298, R6027, R6041, R6042, |

Paquete Alambre
207 | 047.02.0200017 | g cordechip ||| K601, R83, R6043L6036
HTe fusibleEl
208 | G0.45.06.0200001 | 2OntiTe fusible 1 | FU1vVT25U70

209 | G0.14.01.0100124 | ansistorAmlificador de 1| 0207003,U70

—potencia RFamplificador de

210 | G0.15.01.0200002 | 1 04
F211-1G0.15.01.0200003 -oteNcia Rf ot
212 G0.42.08.0100012 Conector de placa a placa 1 X4

de 20 pines de paso 0.5
213 | G0.42.08.0100030 IConector PFC SMT de 10 pines 1 X2

214 | G0.15.01.1200004 | El diodo PIN 2 D7002,D7003

215 | G0.06.03.0100001 Memoria NOR-Flash 1 D38

216 | G0.47.02.1100006 | Bobina de nucleo de aire 16nH 3 L7008,L7015,L7017
217 | G0.02.01.0500004 Audio amplifier IC 1 U1

218 | 0.45.02.0200127 | 0603 Resistencias 51.1KQ 1 R161
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3.0pF

No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.
| 219 | 0.45.02.0100291 | 0402 Resistencias de chip | 1 | R5050R7028,R70
220 | 0.45.02.0500015 20002512 Resistencia de 2 29R18,R7059R 19
1221 | 0.45.02.0100212 | chip 5100402 Resistencias | 2 | R13,L7012,R710
1222 5 45.02.0300149 | de chip 24KQ0805 17 ToL
223 0.45.02.0400055 Resistencias 470001206 I
224 Resistencias de chip de +=1—
225_| 0.47.02.0800154G |_saltoInductor de potencia 1
206 | 080405500082 | 5 ioni790 A |1
| 227 0.46.05.0200196 | condensadores heatChip I c1e7
228 | 0.45.02.0100393 0.5pF0402 Resistencias 1 R7053
1229 | 0.45.02.0100335G | 24.9KQ0402 Resistencias | 1 R7051
_230—0.15.01 .1400003 _270KQBDS/GPS Maédulos de_1 U6012
| 231 orientacion de sistema doble | 2
232 | 0:47.06.0100045 | 2 2yh 2.0A inductor de 1 | A92
_233 0.45.02.0100421 potencia0402 Resistencias F1 R34,R42VT15C363SC4SC
234 | 0.14.01.0100019 | 150KQtransistor digital 1B —7ceo42,ceo41 ,L5040,L.70
235 0.46.05.0200165G dualCondensadores de chip IR —04R7301 R7302X5
236 0.80.40.5500120G 72.2uFPM790 Cubierta de 4
_237_0.80.40_5500121 Tblindaje CC-CCPM790 OSC-72—~
238 BUFFERScubierta de 1
i 0.47.02.0100054 | seguridad0402 Inductor de
B 0.45.02.0100396G chip 22nH0402 Resistencias T~ — |
"0.42.08.1900013 |~9€ chip 210 D_SUB 26PIN
239 | G0.42.08.1900014 Conector de alimentacion de 3 pines 1 X1
240 | Conector RF G0.42.08.1900015BNC 1 J7002
241 | G0.42.08.1900016 | Conector SMA RF 1 J6001
242 | Multiplexor G0.02.03.0500003 1 D13
243 | 0.46.09.0400002 5;12(;22/0);2;/5;2\(;/0(3rémico 4 C373, C147, C378, C151
244 | 0.14.01.0300002 | Transistor digital PNP + NPN | 1 VT12
245 | 0.45.02.0200024 0603 Resistencias de chip 402Q 1 R6003
246 | 0.45.02.0100128 0402Resistencias de chip24.9Q 1 R5020
247 | 0.45.02.0100323 | 0402 Resistencias de chip 2210 2 | R5019,R5021
248 | 0.03.04.0100054 Regulador de voltaje 1 D35
249 | 0.46.05.0400240 | Condensadores de chip 22uF 2 | C124,C27
250 | G0.46.05.0400229 Condensador de microondas 1 C7135
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.

251 | 0.46.05.0200168G | condensadores de chip 2 C5003,C6035
250 | 0.40.12.0800018 | 1.0pFPM790VHFMB_BRF 1
253 mezcladorPM790 MEZCLADOR 4
0.15.01.0500033G | = U6006S
o541 +—cubierta de blindajePM790 4T
0.80.40.5500119G . C6SC3.
I | _Escudo VCOPM790 PA cubierta
2557770.80.40.5500156G 27'scssc

256 de selladoLDO0402 Resistencias ]
“¥77170.80.40.5500079 T ge chip 560QRXIC0402 Inductor 5D5.D4

257 2
1 ~de chip 15nH0402 Inductor de ~6R5072
0.03.01.0200193
_258 chip 27nHComplementos de
259 | 0.45.02.0100230 .
L cadera 9.0pFComadductores de

260 | 0.15.01.1000028

cadera 4.0pFConferes de

1
1

5 | U5009
4| C6031, L5024, L5025, L5027, L5028

262 | 0.47.02.0100069 2.0pFSrinucion de alimentacion -2 L5021
16nH0402 Paquete de alambre '3 C5013.C7092

261 | 0.47.02.0100067 | baldosas eramicas

263 | 0.46.05.0300051G

“~bobinadolnductor de chip

264 | 0.46.05.0200215G 3
_265_—0.46.05.0200221 G +-33nH0402 Inductor de chip 1 —j(i:g?;jczg;;fggz
L | _47nHCcondensadores de P ’ ’

266 1 0.47.05.0600002 baldosas ceramicas 6.8pFMidor 1 85L5003L6010

[ 0.47.02.0100025 ["de o.nda n?agnética. 100pF0603 [
Resistencias de chip 562Q

267 | G0.47.02.0100056a 1 L6006C6084,C7077
268 | G0.46.05.0200222 3 | ,c7084C7061,C706
26971 G0.46.05.0300233 ~ 27 3R6002
270 4—

0.45.02.0200048
271 | G0.47.02.1100004 | Inductores de nucleo de aire 8nH 3 L5004,L5016,L5010
272 | G0.15.01.0100093 | Transistor NPN 3 U6003, U6004, U7001

273 | 0.46.05.0200112 | Condensadores de chip 56pF| 5 | C5027, C5017, C5043, C6075, C7009
274 | 0.46.05.0200137 | Condensadores de chip 3.3pF 1 | C6053

275 | G0.46.05.0200237 Condensador de microondas 3.3pF 1 C5036

276 | 0.46.09.0400008 condensador ceramico 3.6pF | 2 C5022,C5037
277 | 0.46.05.0200169 | Condensadores de chip 1.5pF 5 | C5068, C5070, C5078, C5080, C6009
278 | G0.46.05.0200211 Condensadores de chip 3.0pF | 2 | C5024,C5012

279 | G0.46.05.0200223 Condensadores de baldosas ceramicas 5 C5040, C7074, C7075, C7083, C7082
2.7pF

280 | 0.47.02.0100068 Inductor de chip 18nH 7 L5020,L7019,L7020,L7021,L.7022,L49,L.7024

281 | G0.47.05.0600005 | Bobina de resorte 18.5nH | 1 | L7018

282 | G0.47.05.0600003 | Muelle helicoidal 16.6nH | 4 | L6051, L6052, L6054, L6055
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300

0.45.02.0400009 | de chip5.11Q

0.46.05.0400246G | condensador 20pFMidor

3

301 | 0.46.05.0400257G | icrowave 56pFMcondensador] 2

No. | Cédigo de Nombre de los materiales | Qty. | Posicién No.
materiales
o84 Bobinadolnductor de chip 4 L6053
0.47.02.0200052 120nHCinductor de cadera
285 ~1—1C6132
286 0.46.05.0300089 | 10onHCcapacitores de 1
287 0.46.05.0300069 | cadera 33pFCoéndores de 1 C6131
_288 0.46.05.0300027 cadera 30pFCoéndores de _1 C6130
B cadera 20pF0805 Paquete de™ L6030
47.02. 14
0.47.02.03000 alambre bobinadolnductor de
289 | 0.46.05.0300213 chip 220nHCombrios de chip 1 C6129R603
"290 0.45.02.0100295 3.9pF0402 Resistencias de _2 5, R7013
201 | 0.47.02.0100044G chip 4.7Q0402 Inductor de 3 16009, L6011, L6012
1202 | 0.46.05.0200208 | CNP 12nHC6ndores de chip *»™ 55055 ca0g5
- 2.7pF0402 Inductor de chip -
293 | 0.47.02.0100066G 2 | ce088,.7005
Foaa—T +—10nHCrystalFilterCondensad -
294 | 0.36.03.0100001 1 Z6001
005 ores de chip 13pF0402 1
.46.05.02001
| 0.46.05.0200198 | - cistencias de L CB052R7003C7004R7018, R7019,
29 1045020100116 R7020, R7021, R7022, R7023
L chip68.1Q0402 Inductor de  _ ’ ’ ’ ’
291 47.02.0100045
| 008 0.47.02. chip 6.8nH1206 Resistencias o | R7024. R7025R7026C7048,

C7051, C7050C7052,
| C7136C7058, C7046

299 | 0.45.02.0500027G | Chip-Resistor 39QMicrowave | 1

302 | 0.46.05.0400251 | icrowave 33pF 2

303 | G0.46.05.0400227 Condensador de microondas 2.4pF 3 C7151, C7065, C7091

304 | G0.46.05.0400241 Condensador de microondas 10pF 1 C7056

305 | G0.46.05.0400236 Condensador de microondas 6.8pF 2 C7064,C7069

306 | G0.46.05.0400226 Condensador de microondas 2.0pF 1 C7067

307 | G0.46.05.0400239 Condensador de microondas 8.2pF 1 C7070

308 | 0.45.02.0100395 | 0402 Resistencias de chip 10Q 2 R7033,R7036

309 | G0.46.05.0200220 Condensadores de baldosas ceramicas 4.7pF 2 C7078,C7086

310 | 0.46.06.0100172 | 000 TemanochP C5038
MircowaveCondensadores ceramicos

311 0.45.02.0100365 628’; Resistencias de chip1500Q 1 R7069

312 | 0.47.02.0100046 | 0402 Inductor de chip 5.6nH | 2 C5057,C7015
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‘12. UHF1 (400-470MHZ) ‘

12.1 Diagrama de bloques de la solucion general de RF
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Figura 12-1 Diagrama de bloques del médulo de RF

12.2 Principio de la solucién general de RF

12.2.1 TransmisorEl micréfono externo convierte la voz en sefiales eléctricas de voz. El IC del
cédec de audio realiza primero la codificacion PCM para las sefiales eléctricas de voz
analdgicas. A continuacion, las sefales se transmiten al DSP dentro de OMAP para someterse a
la compresién de datos de voz y a la conversion de 4FSK bit a simbolos. A continuacion, las
sefiales se envian al DAC para completar la conversion digital-analdgica, y luego se emite el
nivel de simbolo 4FSK. El nivel se envia directamente a theTx_VCO para la modulacién de
puerto alto de portadora, mientras que otro canal se envia al PLL para la modulacion directa. El
Tx_VCO emite sefales moduladas, que son amplificadas por el amplificador de potencia y las
sefiales espurias armoénicas son suprimidas por el filtro de paso bajo de la antena. Finalmente,
las sefales se transmiten a través de la antena.
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12.2.2 ReceptorlLas sefiales fuera de banda se filtran después de que las sefiales de RF pasan a
través del filtro de paso bajo, y las sefales Utiles se seleccionan para las frecuencias
correspondientes a través de la red de seleccion de frecuencia que esta compuesta por el filtro de
paso de banda de sintonizacion eléctrica de dos etapas. Las sefiales de RF que pasan por el
amplificador de paso de banda y de bajo ruido, junto con las sefiales del primer oscilador local, se
envian al mismo tiempo al mezclador para completar la primera conversién y generar las primeras
sefiales de Fl de 73,35 MHz. El mezclador utiliza el circuito mezclador pasivo de diodos y tiene un
rango dinamico relativamente alto y aislamiento de puerto. Las sefiales del oscilador local de 3 a 5
dBm proporcionadas por el VCO obtienen una ganancia de 15 dB del tubo del amplificador, para
cumplir con los requisitos del mezclador. Después de la mezcla, las primeras sefales de Fl (73,35
MHz) pasan a través del filtro de cristal para filtrar las sefiales espurias fuera de banda, luego se
amplifican mediante un circuito de amplificaciéon de Fl de dos etapas compuesto por dos tubos de
amplificacion PBR941 vy, finalmente, se ingresan al IC de FI para el procesamiento digital de FI.

12.2.3 Unidad de generacién de frecuencia (FGU)La FGU esta compuesta por VCO y PLL. Es el
modulo central de todo el sistema transceptor. Proporciona una frecuencia portadora precisa al
transmitir y proporciona una sefal de oscilador local estable al recibir. Esta directamente
relacionado con el rendimiento clave del sistema. En esta solucion, se utiliza la frecuencia
fraccional SKY72310 PLL para el sintetizador de frecuencia. El VCO consta de Tx_VCO y
Rx_VCO. Cada VCO utiliza un circuito de oscilacién de tres puntos, y la funcién de conversion
de frecuencia se logra cambiando el valor del voltaje del diodo varac-tor.

12.3RF

12.3.1 Transmisor

| Pokcin
Frn) @ ;
148 | Y,
B dfim B 16 iy =l i |—| S
- ) HdARm - My
TR LG [ po || Attenusios - - L o o
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| AFTOSMEDZN

Flrmbtage |

Figura 12-2 Diagrama de bloques del médulo transmisor ] '

El transmisor tiene tres partes funcionales principales:1. Enlace del amplificador de potencia de
la sefial de RF.2. Filtro de paso bajo de antena de inhibicion de onda arménica.3. Circuito
automatico de control de potencia (APC) y circuito de deteccion de temperatura. En el enlace
del amplificador de potencia, Tx_VCO emite una sefal de RF modulada al circuito del
transmisor, utilizando un atenuador en forma de 1 para lograr la adaptacion de la impedancia
entre etapas y el aislamiento del circuito del amplificador de potencia y el circuito VCO. A
continuacion, se utiliza el amplificador de pre-controlador para lograr la amplificacion preliminar
y el aislamiento del amplificador de refuerzo de post-etapa.

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta. Pagina 93



La sefal preamplificada se envia a la unidad de la etapa de refuerzo (AFTO5MS004NT1) para una
mayor amplificacion de la potencia para garantizar que se aplique una sefial de potencia de refuerzo
suficiente al amplificador de potencia final para el amplificador final PA (AFTO5MS031NR1). Después
de la amplificacion del amplificador de multiples etapas, la sefial de salida se empareja en el extremo
de salida de la amplificadora de potencia de la etapa final con la impedancia de salida de la linea de
microstrip para reducir la pérdida de potencia de salida causada por el desajuste de impedancia.
Finalmente, la sefial de salida ingresa al filtro de paso bajo de la antena a través del interruptor de
canal del transceptor. El filtro de paso bajo de antena es un filtro Chebyshev de alto orden que consta
de un inductor y un condensador de parametros concentrados. Una de las principales funciones del
filtro es filtrar la sefial de interferencia armonica generada por el enlace de amplificacion de potencia.
Este filtro ayuda a mejorar el rendimiento de la atenuacion de la sefial armonica espuria con
condiciones razonables de pérdida de insercion en banda y fluctuacion. El transmisor utiliza el
acoplador direccional y los amplificadores operacionales U7005 y U7006 para lograr el control de
potencia. U7005 y U7006 controlan el voltaje del colector U7001 y el voltaje de la puerta U7002 por
separado para controlar la potencia de transmision. El termistor detecta la temperatura superficial de
la carcasa del tubo del amplificador de potencia final y la convierte en una salida de voltaje de CC
para ser procesada por software. El software compara este valor de voltaje con el valor de voltaje que
coincide con el valor de temperatura de proteccién proporcionado por hardware del tubo del
amplificador de potencia. El voltaje de polarizacion del amplificador de potencia se reduce cuando la
temperatura es demasiado alta, lo que reduce la potencia de transmision y la radiacion de calor del
amplificador. Por lo tanto, el amplificador de potencia esta protegido. El circuito de control de potencia
consta de un interruptor de presion TP7001 controlado por plastico conductor montado en la cubierta
superior. Cuando el interruptor de presion esta apagado, el voltaje de control de potencia VGG se tira
hacia abajo, el amplificador de potencia no tiene la salida de potencia. Cuando el interruptor de
presién esta encendido, el amplificador de potencia comienza a funcionar.

12.3.2 Receptor

Control del atenuador HORMIGA

18MHZ

71175
6MIHZ

Filtro IF Batidora .
Procesador IF SIAMP TELEVISION

Figura 12-3 Diagrama de bloques del médulo receptor

El receptor tiene las siguientes partes funcionales principales:1. Filtro de paso de banda
sintonizado eléctricamente y amplificador de bajo ruido (BPF y LNA).2. Circuito de mezcla de
frecuencia (Mezclador).3. Filtro IF y circuito amplificador IF (Filtro IF y IF Amp).4. Procesador
IF. Las senales, después de ser recibidas en el extremo de la antena, pasan a través del filtro
de paso bajo de la antena y el conmutador de canal del transceptor, y luego ingresan al filtro de
paso de banda de la etapa previa controlado por el nivel de TV_APC para filtrar la interferencia
fuera de banda de la sefal efectiva y enviar las sefales utiles al amplificador de bajo ruido. Las
sefiales amplificadas se filtran nuevamente a través del filtro de paso de banda de segundo
orden controlado por el nivel de TV_APC para filtrar ain mas la interferencia fuera de banda y
alimentar la sefial de RF util al mezclador de nivel mas bajo.
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Las sefiales de RF filtradas y amplificadas se alimentan al mezclador y se mezclan con la sefial
del oscilador local generada por el Rx_VCO para producir una sefial de frecuencia de diferencia
util, que es la primera sefial de Fl a 73,35 MHz. La sefal se enviara al primer filtro de frecuencia
intermedio (filtro de cristal) con un valor Q alto para filtrar otras sefiales no deseadas generadas
por la mezcla y todas las sefiales de interferencia fuera del ancho de banda. El primer filtro de
frecuencia intermedia emite sefiales utiles en el circuito amplificador de Fl para la amplificacién
con limitacién de amplitud y, finalmente, las sefiales amplificadas ingresan al procesador de Fl
para su procesamiento. EI AD9864 fabricado por ADI se utiliza en esta solucion como
procesador IF, cuyo diagrama de bloques interno se muestra a continuacion:

MXOF MXON IF2P IFZN GCP GCN

DECIMATION
FILTER

T t

IF Input —>em(

DOUTA
DouTEe
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CLKOUT

FREF

VOLTAGE
REFERENCE
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LOOP FILTER ‘ ‘ LOOP FILTER ‘

Figura 12-4 Diagrama de bloques del procesamiento IF de AD9864

El amplificador IF emite las sefiales IF de 73,35 MHZ, que pasan a través del pin IF IN del
AD9864 y entran en el AD9864, para someterse a la mezcla secundaria en el IC, de modo que
las primeras sefales IF bajan a la segunda IF de 2,25 MHz. El segundo Fl realiza un muestreo
ADC para convertir sefiales analdgicas en sefales digitales. A continuacion, las sefiales son
procesadas por el filtro digital y emitidas a través del puerto SSI como sefiales 1/Q digitales no
demoduladas. Las sefiales I/Qdigital se envian al DSP OMAP para su demodulacién. Tanto los
dos circuitos osciladores locales del AD9864 como la frecuencia de muestreo del ADC utilizan
los dispositivos discretos periféricos para construir el circuito del oscilador LC. La sefial CLK de
19,2 MHz proporciona una frecuencia de referencia a su sintetizador de frecuencia interno.

12.3.3 Unidad de generacion de frecuencia (FGU)
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Figura 12-5 Diagrama de bloques de FGU
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La FGU tiene tres partes funcionales principales:1. Oscilador controlado por voltaje (VCO).2.
Bucle de bloqueo de fase (PLL).3. El principio de funcionamiento del PLL es: La frecuencia del
oscilador de referencia 19,2 MHz ingresa a la frecuencia del chip PLL para la demultiplicacion de
frecuencias, para formar la frecuencia de referencia, es decir, la frecuencia de paso f1. La
frecuencia del VCO se devuelve al chip PLL para la demultiplicacion de frecuencia para generar
la frecuencia 2, que se compara con f1 en el comparador de fase (PD) para cualquier diferencia
de fase. Después de la comparacién, se emite una corriente de pulso continua. La corriente de
pulso pasa a través del filtro LOOP para la integracion RC y luego se convierte a CV de nivel de
CC. EI CV se envia al diodo varactor del VCO, de modo que la frecuencia de salida del VCO se
controla y ajusta directamente hasta que el CV se vuelve constante y el bucle se bloquea en
consecuencia. La salida de frecuencia estable por VCO pasa a través del amplificador de bufer
y entra en el canal Tx/Rx. Este amplificador de bufer no solo realiza la amplificacion, sino que
también aisla el circuito VCO y el circuito del amplificador de potencia posterior a la etapa. En el
IC PLL, multiplexa el pin LD/PS. Durante el periodo de desbloqueo, utiliza la funciéon PS para
cargar el condensador del filtro de bucle para que el voltaje del condensador pueda cumplir
rapidamente con el requisito CV. Después de que se bloquea la fase, su funcién se restaura
para servir como pin de deteccién de bloqueo para LD. El oscilador controlado por voltaje es un
oscilador de tres puntos, y la parte del oscilador esta compuesta por el diodo varactor y el
inductor principal de alta Q. El valor Q del inductor principal juega un papel clave en el
rendimiento del VCO. En la parte de control, se aplican diferentes voltajes al diodo varactor, de
modo que la capacitancia del varactor cambia y, en consecuencia, la frecuencia resonante
LCresonante cambia, y finalmente el VCO emite diferentes frecuencias de salida. En el VCO
transmisor, el DAC emite MOD_VCO para modular el tubo de modulacién del VCO y modula la
informacion de modulacion a la portadora. Debido al ancho de banda de bucle VCO limitado, la
informacion de baja frecuencia es dificil de cargar en el tubo de modulacién vy, por lo tanto, hay
otra modulacién que tiene la informacion de salida OMAP, la informacion se ejecuta a través de
la interfaz en serie y luego se envia al IC PLL para la modulacion directa. Estas dos
modulaciones forman la modulacién balanceada de dos puntos del VCO.

12.4 Flujo de servicio de RF
1241 7TX

Figura 12-6 Flujo de servicio para la parte Tx
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Nota: Para la potencia de transmisién, se debe confirmar que el valor comisionado es correcto.
Para obtener mas detalles, consulte el documento de software de puesta en marcha
proporcionado por Caltta Tech-nologies Co., Ltd.

12.4.2 RXComplementario aplicable: Cuando se confirma que el CV y el altavoz externo
son normales.

No hay recepcien |
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] [

\w 5 o SR o VoS cutes
o
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oo, T6002y D6ODA som Verfique Ia soldadura en frio, el
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Sansiiidad en ol punto de CE044 Verbuels sodaduraenio, )
4Es normal? (8] bio de soldadura y l transport

si

—

Veriique ol voltajo de funcionarmiento

1 US004 y el entormo

plezas para soidadura en i,

cambio de soldadura y ransporte.
sobre

‘ampiiud de Ia sefal en 5073 s
unomal? [10] No =] Comprobar el cicuito VCO

Verifique VD6001-VD8004 para
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Tiene volaje de entrada normal? |

o004 y arededores
¢Los ircuitos son nomales? (9]

Comprusbe VD001-VD6004 y
2La television es noma? i

21

eLa direccion del diodo es normal?
L7015-07018y los circutos

D6001 y D7003 tiene:
¢Circuio de paso bajo?

fro o cambio de soldadura?

Fin del control
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Descripcion de situaciones normales:[1]: El tercer pin del U6005 tiene un voltaje de
aproximadamente 9,3 V o 11,2 V. [2]: Un extremo del L6019 tiene un voltaje de
aproximadamente 9,3 V o 11,2 V. [3]: EI U6003 tiene un voltaje de colector de aproximadamente
7,6 V y el voltaje base de aproximadamente 0,7 V. [4]: El U6008 tiene un voltaje de colector de
aproximadamente 1,48 V y el voltaje base de aproximadamente 0,76 V. El U6007 tiene un
voltaje de colector de aproximadamente 1,63 V y el voltaje base de aproximadamente 0,72 V;
[5]: Utilice un analizador de espectro y una sonda de RF para probar el C6070 y compare la
sensibilidad probada con la placa normal. [6]: Utilice un analizador de espectro y una sonda de
RF para probar si el C6133 tiene la segunda sefial del oscilador local de 71,1 MHz y si el voltaje
del TP35 es de aproximadamente 1,3 V. [7]: Utilice un analizador de espectro para probar si hay
una sefal de 18 MHz por encima del inductor L6026 y si el voltaje en dos extremos del inductor
L6026 es de aproximadamente 2,0 V. [8]: Utilice un analizador de espectro y una sonda de RF
para probar el C6044 y compare la sensibilidad probada con la placa normal. [9]: EI U6004 tiene
un voltaje de colector de aproximadamente 9 V y el voltaje base de aproximadamente 0,7 V. La
resistencia R6038 tiene un voltaje de aproximadamente 11 V en el extremo superior. [10]: Utilice
un analizador de espectro y una sonda de RF para probar el C6073 y compare la amplitud de la
sefial probada con la placa normal. [11]: El 3er pin del U6002 tiene un rango de voltaje de 0.5V-
2.5V, el 3er pin tiene un rango de voltaje de 2.5V-8.5V, que cambia con la frecuencia.
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12.4.3 Tension CV

anormal:
CV anormal
: ] 1
Ty Rx GV son CV anormal de RxCV de Tx anormal |
., A 4
Voltajes de
15008 y Reemplac Reemplazar,
VCC5VFGU, L5002 s
et 3 et
VCCaV3IGU ::?':‘;::: “ No—ps e'ig?i ° normal?*42 No—w L5002
WOC3VIDR | | Comprobar el aircuito
F 0~ de alimentacion
¢Son normales?
si si
si
I S — Salida
Sesgo de DC de deU5006 y Reemplac Sesgo de DC de Salida US005 Reemplazar
U5002 0 Fuerz U5006 0 ; Fuerza g U5005
U5003 son U - Usoo7 £U5001 es |—f oEs, -
Checkiee o ¢normal? formal? 52
1 . §
Retroalimenta dback 61 51 62
ciénde VCO a circuito
Plles [N (especiamentec
Formal? omprobar C5049
para cualquier resfriado
soldadura) | l—S\' 1 I—S\'
si s st Compruebe el US001 y
Compruebe U5002 o U5003, y Ias piezas circundantes
‘ partes circundantes
19.2MHzT Comprobar
CXO tiene 19.2MHzTC
salidade  [—No—f XOy circuito
oscilacion circundante
normal?
Comprobar partes
de repsonancpi'z No | Comprobar partes
Pk de resonancia
| Partes P Partes circuito para
deresonancia| fr‘f(‘)d(ae"s"'ei“ deresonancia ¥ oldador en
ser circuito son o circuito son frio (espec
iallyVD5006~
normal ¢normal? jallyVD5002~
VD5 Voh
013) 005)
Reloj de
U5009(SKY
72310) || Fin de Ia reparacion
(Es I T
normal?*71 I 1
si si
No Retroalimentacion Retroalimentacion
fiter ) " El o del .
Fin de la reparacion Fin de la reparacion
ofreceiver is transmisor es
¢normal? ¢nomal?
Comprobacién
de Ia salida del
control principal
Ic l_No_l l_Nc.T
Verifique las partes del fillro de retroalimentacion del receptor Comprobar el filro de retroalimentacion del receptor
(especialmente D5005/D5006) (especialmente D5003/D5004)

Figura 12-8 Flujo de servicio para el VCO

*51: Tras la recepcion: 3 pines del U5006 o U5007 emiten aproximadamente 4 V.
*52: Tras la transmision, 3 pines del U5005 emiten aproximadamente 4 V. * 61:
Tras la recepcion, el voltaje del polo E del U5002 o U5003 es de
aproximadamente 1.8 V. * 61: Tras la transmision, el voltaje del polo E del U5001
es de aproximadamente 1.8 V. * 41/ * 42: L5008 / L5014, L5002 Ruptura de
CC.* 71: Lafrecuencia del AD9864 PLL_CLK es de 1923KHz.
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Flujo de reparacion del circuito PLL

Compruebe la fuente de alimentacion

Voltajes de VCC5VFGU, VCC3V3fGU y
VCC: circuito

3V3DRF son normales?

si

- ReemplazarU5001,U

¢Oscilacion VCO adecuada? *| 500205003

No Si
Comprobar el entorno
Reemplazarls005,U partes de US001,
U5002/U5003

s romael v o L5002, 15008 014 sn

Reemplace L5002, L5008 / L5014

Comentarios de VCO a
¢LaPLL es normal?

I
- |

Revisa los comentarios
circuito

Reemplace USO15 |ag—N 4U5015 es normal?*s

si
19.2MHz TCXO Comprobar TCXO de 19,2 MHz
tiene salida de y
oscilacion normal? circuito
Compruebe las partes
circundantes del U5015 I
si

El reloj de D4 (SKY72310) es
¢Normal?'6

Comprobar el control principal
Salida de IC

Figura 12-9 Flujo de servicio para el PLL
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Error de frecuencia de referencia anormal:

Referencia anormal
Error de frecuencia

l—l

1
La corriente de . .
fransmision es No Consulte Iq guia del flujo
. de reparacioén de Tx
¢normal? |
I
Si
h 4
Bufferamplif Verifique U5015 y ‘
ier de No»! parte circundanteU5015,
(EIvCOo | el 1er pin tiene el
es normal? ¢ \Voltaje de 5V? ‘
[
Si
v
Transmisor’
s D7001 es
¢normal?

Fin de la reparacion

Figura 12-10 Flujo de servicio para el error de frecuencia de referencia anormal
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12.5 Diagrama de posicion de los componentes de PCB
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Figura 12-11 Diagrama de posicion de los componentes de PCB de la capa superior de PM790U1 placa

base
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Figura 12-12 Diagrama de posicion de los componentes de PCB de la capa inferior de PM790U1 placa base
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12.6 Diagrama esquematico
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MODEL:
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12.7 Tabla de piezas

No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicién No.
1 0.45.02.0100266 | 0402 Resistencias de chip | 1 R205R6019,R6047VT8,VTI,VT18-
i 0.45.02.0100374 | 18KQ0402 Resistencias |2 | VT23VT1C10,C6133,C5016,C5028,C50
R 0.14.01.0100008 de chip 750Qdual NPN  ~ [ 8 [ 42,C5049,C5059,C6040C187,C190,C19
-4 transistorNMOSFET —+1—+1,C195-
0.14.03.0100001 C199,C201,C211,C217,C221,C222,C22
5 0.46.05.0200067 Condensadores de chip 22pF| 8 6,0229,0232,C234,C240,C249,C250,C2
54,C261,C263,C269,C283,C286,C292,C
293,C295,C296,C299,C305,C307,C308,
C318,C319,C6026,C6136,C285,C316,C
365,C376,C380,C381,C486,C489,C492,
6 0.46.05.0200206 Condensadores de chip 1pF | 53 C6001,C6141,C6143, C422, C5002,
C7021VvD13, VD14, VD22, VD23
7 0.04.02.0100086 | Supresores de voltaje 4
transitorioDiodo de barrera
8 0.13.02.0200005 Schottky (solo para el médulo 7 VD3, VD5-VD7, VD45, VD46, VD51
Bluetooth de QualcommWCN
2243)5-A, AMPLIO RANGO DE
9 1 0.03.03.0100120 | -\ rRADA. CONVERTIDOR D6R169,R173,R180,R183,R186,R189,R
SWIFT P-DOWN ——1192,R195,R198,R255,R256,R280,R707
10 | 0.45.02.0100120 | 0402Resistencias de chip '43 | 1C314,0321,C491,C495,C5120C15,C16
4750Q L ,C22,C38,C39,C63,C206,C401,C403,C4
11 0.46.05.0200149 Condensadores de chip 5 04,C406,C6059,C6091,C6093-
390pF ~ [ C6095,C6107,C6110,C6123,C6124,C70
88,C7095,C59,C66,C158,C159,C168-
C170,C172,C174,C179,C181,C182,C29
12 0.46.05.0200179 OC%q?JT:nsadores de chip 50 4,C298,C370,C371,C488,C490,C494,C5
39,C7112,C7118, C336, C337, C6112,
C31, C160, C166D15R5013, R5018,
R6052, R5008D32, S1, S2
13 0.02.01.0100041 Amplificador operacional dual de 1
_14 0.45.02.0100234G baja potenciaResistencia de chip_4__
5 T-150Qinterruptor analégico SPDT 3
0.02.03.0400001a | A
dinamicolnterruptor analégico
con capacidad de audio de
16 G0.02.03.1100026a g ijacion negativa 1 u5012
17 0.47.02.0200046 0603 Inductor de chip 82nH | 1 L6015
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No. | Cédigo de Nombre de los materiales | Qty. | Posicién No.
materiales

18 | 0.45.02.0100342 | Resistencia de chip

R200, R6018, R286, R149, R151,

8 R153, R154, R7069GB1
2.74KQBackup Bateria 17 -

119" 0.50.52.6000120

(condensador)Polimero de

20 0.46.04.0200089 superficie condensador 1 C58
electrolitico de tantalio220uF0603

21 | 0.45.02.0200133 | Resistencias de chip 75KQ20V 11 | R23VD17R28, R29, R289, R5054,

|22 | 0.04.02.0100127 | Resistencias de chip de TVS040212 | R5056, R5058, R6024, R6034, R6058,

23 0.45.02.0100277 unidireccionales 4700QN canal 21 R7016. R7077

|24 de potencia 12__| R7085VT35,VT39C7109C504,C506,C5
o5 0.14.03.0100047 mosfetCondensadores de chip 41

- 3300pFCoéndores de cadera 47pF  — b
26 0.46.05.0200074 C544,C546,C548,C6051,C5026,C5017,

~ | C5041C5069,C5073C369,C375,C6089 |

0.46.05.0200095
C421,C7006,C7155,C7032R65,R66,R6
27 | G0.46.05.0200207 | Condensadores de chip 5 | 8R78,R210,R220,R240,R241,R287,R3
28 | 0.46.05.0200156 | 9.0pFComplementos de 531 07,R316,R333,R334,R337,R338,R6001, |
29T 546050200125 | cadera 20pFCombrios de chip 4™ RB059,R6064,R6066,R7062,R7001,R70;
270F 02,R7098,R7040,R5033,C6144,L.6035, |

R7048D8C132,C133,C410-C413,
30 | 0.45.02.0100232 | 0402 Resistencias de chip 0Q 28 | 5018, C6128, C6055, C5072HL1-

HL3R7039R22R5124
31 0.03.01.0300011 1.2V 0.3ALDO 1
32 0.46.05.0200104 Condensadores de chip 15pF| 10
33 0.13.04.0100002 (Amarillo) Resistores de chip 3
34 0.45.02.0400088 SMD LED1206 verde 20KQ0402 1 |
35 Resistencias de chip 12KQ0402 1—F b
|36 0.45.02.0100271 Resistencias de chip 20QDual 1 |
37 0.45.02.0100183G | SPDT Conmutador analégico 1
B _O 02.03.0200015a 77USB2.0 de alta velocidad
.02.03. 1
38 (480Mbps) D42C
6116

0.46.05.0300090 Condensadores de chip 39pF

. Liquido de montaje en
39 0.46.03.0200004 superficiede aluminio 1 Cc23

electroliticocondensador 470uF

40 | 0.03.01.0200038 | Resistencia de chip de 2 D3, D4R309,

41 0.45.02.0200032 | LDO0603 9760Q 2 R310
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T
Nombre de los materiales

No. | Codigo de Qty. | Posicién No.
materiales 1
42 | 0.46.05.0200164 | Condensadores de chip 10 | C136,C145,C148, C183, C189, C257,
0.22uF €372, C374, C5095, C77U5005-U5007,
43 | 0.14.03.0400010 | Nch+Pch MOSFET 6 U6005, U7007, U7010C105-
€107,C109,C110,C389,C6099,C7103,C7105
) ,C7107,C7113,C7115,C223,C230,C231,C23
44 | 0.46.05.0200194 | 0402 Condensadores de chip 33
220pF 5-C237,C25 8,C341,C345,C347,C356,C358-
€362,C6002,C6003,C6079,C5151,C7130C7
101,C7104,C111-C122,C4
45 0.46.05.0200175 Condensadores de chip 330pF 54 71,C545,C547,C549,C551,C554-
C556,C558-C561,C563-C565,C567,C569-
46 | 0.03.06.0100012 | Supervision de 1 C589,C5121,C568D23
microprocesadorCircuitosCo
47 | 0.46.05.0300210 | \yensadores de chip C6137R8, R11, R16, R102, R111,
48 | 45020100085 | 10MFO402 Resistencias de | 9 R6031, R6032, R80, R81R206VT10,
| 49 chip 30.1KQ0402 |1 | VT11R2-R4, R20, |
50 | 0.45.02.0100114 | pogistencias 36.5KQPNP | 2 R70,R143,R157,R158,R162,R5022,R50
0.14.01.0100082 | Transistor 24-R5029,R31,R116,R118-
R120,R221,R6020,R35,R55,R368,R369 |
51 0.45.02.0100180 | 0402 Resistencias de chip 31 R6004,R6036,R6037,R7064C5103-
1000Q C5107,C5163-
C5167C5093C5,C123L16,L19C6125R7 |
52 | 0.46.05.0400242 | Condensadores de chip 10 | 074L4C3,C4,C32,C48,C130,C134,C140
153 | 046.05.0400009 | O.1HFConductores de chip | 12° | ,C164,C173,C306,C311- )
54 0.068uFComplementos de—21—C313,C315,C330,C331,C334,C335,C33
0.46.05.0300125
| 55 chip 0.1pFCContores de 11__| 8,C342,C344,C352,C355,C357,
56 | 0-47.06.0300006 | o e ferrita de C496,C498-
57 | 0.46.05.0300059 | 0.012uFNTC €500,C502,C503,C508,C510,C516-
58 0.45.09.0200004 Thermistorinductor de C523,0525,0526,C528'
- potencia 15uH — —1C538,C562,C566,C5051,C5067,C5075, -
0.47.02.0800153
C5077,C5085- ]
C5087,C5128,C6100,C6101,C6106,C6
108,C7001,C7093,C524,C6013,C6044
59 0.46.05.0200066 Condensadores de chip 100pF73
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales

Qty. | Posicion No.

60 0.46.05.0300197 Condensadores de chip

61 0.45.02.0200327
| 62
63

1UF0Q Resistencias de chip

0.46.05.0200068

chip 0.033uFCéndores de
chip 4.7uF

0.46.05.0300199

41

de puenteCondensadores de 3

12 C45, C52, C80-C84, C384, C17, C18, C56, CGO77IR15,
~'R223, R237, R6070C5053C5156, C89, C423R5, R48, R91,
__| R97,R100, R105, R107, R110, R113-R115, R125, R215,
R217, R218, R6005, R6605, R605, R605, R605, R605,
~—1"R605, R605, R6005, R600, R113-R115, R125, R215, R217,
R218, R6005, R6605, R600, R600, R605, R605, R605,

64 0.45.02.0100257 0402 Resistencias de chip

100KQ

65 | 0.45.02.0100112 0402 Resistencias 221KQ

66 0.45.02.0100182 0402 Resistencias de chip

.45.02.02001
7 0.45.02.0200199 | _Chip 100QComéndores de

72 | 0.46.05.0200202 | Voltaje 4.7pFComoductores
73 | 0.46.05.0200142 | de Voltaje 7.5pF0805

74 Inductor de Chip 4.7uH0402
0.47.02.0300084

0.45.02.0100115

75 0.47.06.0500001 Inductor 470nH

| | 2KQ |
67 | 0.13.03.0200002 | giodo estabilizador de 1 | D7006
68 0.45.02.0100242 voltaje0402 Resistencias 1 R6046
69 0.46.05.0300211 1800QComondores de Chip | 2 C255,0256
70— ~0.47pF0603 Resistencias de +5

12

3
|1 . 4R6028L5030,L5041,L6029,L5002,L500
1—

- Resistencias de Chip 3320 -+ ——-08,L5011,L.5012,L.5013,L.5007R204,R60 -

R115, R115, R125, R125, R124, R14, R14, R144, R444,
R444, R444, R444, CA005, R444, R444, Ra44, RA44,

31 | C444, C444, C444, CA4, C44, C44, C44, CBO4, C44, CB1,
CA47, C42, C44, C44, C44, C44, C44, C4021, R6045,
R7056, R7057, R7076, R7083, R108, R109, R6067,

| 6 | R6068, R6069, R156, R7063, R7068R7045, R6007,

._R6011-R6014R7009, R7081, R7084, L7001, R86, R87,
8 R47, R47, R14

R96, R112, R127, R128, R130

C5040,C6117C5054,C5079,C5083L602
5,L5006,L5014,L5017,L5018,L5019,L50 |

.26

15

76 | 0.45.02.0100119 0402 Resistencias 56.2KQ

2

77140.46.05.0200077Condensadores de chip 1500pF

C100-C104, C137-C139, C146, C155-
C157, C332, C388

78 0.46.05.0400237

Condensadores de chip 10uF| 1

C291

79 0.45.02.0100005 | 0402 Resistencias 5620Q

5 R71, R104, R106, R7044, R372

Transistor digital dual
(NPN + PNP)

80 | 0.14.01.0100031

inductor de alta
frecuencia100nH

81 0.47.02.0100076

82200.46.09.0600004Condensadores de chip 10uF

7 u6001, VT3-VT7, VT16

1 L7003

C1, C2, C19, C20, C125, C188, C194,
C209, C228, C408, C414-C417,
C7023, C7097, C46, C44, C40, C328
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No. | Cédigo de I Nombre de los materiales | Qty. | Posicién No.
materiales

83 | 0.47.02.0900056 | Cuentas de ferrita Chip 32 | L5L6L8-L14,L17,L20-L31,L36-
L39,L43,L44,L51,L53,L54,L50D12,D14C |

84 | 0.02.01.0100050G | Condensadores AmpChip 2 5011,C5022,C5034,C5037,C5048,C605
85 | 0.46.05.0200213 | Operacionales Cuadruples de 8 6,L6007,L6046D20,021,024,025,045D

Baja Potencia 6.0pF . 26G1C6057,C6062,C6070,C7090,C501
. J
86 G0.03.01.0200153 | Regulador lineal de baja 5 0,C5020,C5118,C5119,C5127,C5148,C
87 0.03.01.0200148 | caidaRegulador lineal de baja 4 5152,C5058,C6029,C7003,C7012,C702
88 caida .1__2,C7079,07080,C7087,C7094,C7098,C ]
0.30.01.2000097 | 32.768K 7015 Resonador de 7111.C7117.C7119.C7132-
cristal —_— ’ ’ ’ 1
C7134,C7137,C7072,C5035,C7020,C70
25
89 0.46.05.0200148 Condensadores de chip 32
1000pF
90 0.46.05.0200060 | condensadores de chip 3 C5027, C7033, C7034
91 0.46.05.0200013 82pFCondores de chip 3 C5157, C7114, C7116
92 1 045020100196 | 4700pFO402Resistencias | 7 | o417 R7054, R7078, R7079, R7082, R85, R89
93 de chip 15KQContores de  +1
| 94 0.46.05.0500003G | chip 1000pFConductores de | 8 cr131

95 | 0.46.05.0200225 | yosaicos 10pFCondores de | 2 | C33, CA1, C42, C51, C6007, C6012,
0.46.05.0200037 cadera 0.047puF C6036, C6081C127, C7017R6, R9,
R167, R179, R182, R184, R187, R190,

R193, R196, R129, R370L6026

96 0.45.02.0100106 0402 Resistencias de chip 12
33.2KQ1008 Paquete de

alambre bobinadolnductor de

97 | 0.47.02.0400084

chip 3.3uHContores de chip

989 | 0.46.05.0500166 ) ) 3 C24, C26, C65R12, R64, R39VD2, VD9,
- 22uF0402 Resistencias L1 ]
910 3 VD10, VD50C5012, C5050, C6083,
0.45.02.0100105 | 335007¢ner Diodo
010 T4C6085, C6087, C5021 1
0.13.03.0100012G | (carrete)Condensadores de 6
I . 16 | ]
0.46.05.0200209 | chip 5.0pF
102 | 0.03.01.0200191 | LDO 3 D1, D2, D7
103 | 0.45.02.0100204 Chip-Resistencia 470KQ 1 R74

104 | 0.45.02.0100186 | 0402 Resistencias de chip 2 R5035, R222
1240
‘ R82, R150, R155, R5006, R5007, R5011,

R5012, R5016, R5017, R6057, R165, R171,
105 | 0.45.02.0100092 0402 Resistencias de chip 30 R185, R188, R191, R194, R197, R238,
1000 R239, R269, R272, R276, R279, R6016,

‘ R376, R7037, R7034, R7035, R7038, R7065
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicién No.
106 | 0.45.02.0100195 0402 Resistencias de chip 1 R7014C28, C29, C55, C62, C68,
470Q
| C90, C91, C94, C97, C310, C323,
107 | 0.46.05.0300128 Condensadores de chip 2.2uF 17 ©386, C5061, C6111, C178, G202,
C131R6038, R6039L15, L18, L41, —
108 | 0.45.02.0300163 | 0805 Resistencias 2 | L6025, L6002, L46R6029VD21,
109 | 0.47.02.0900001 82.5Qchip bead0402 VD42L.32-135
110 045.02.0100113 Resistencias 1
111 5110Qzener 2 —
112 | 0-13.03.0100084 | giodechip Beads 4
0.47.02.0900024
R51-R54, R56-R58, R60-R63, R99, R135,
R140, R163, R211, R213, R228, R242-
R244, R247-R250, R252-R254, R264,
113 | 0.45.02.0100278 0402 Resistencias de chip 55 R266, R268, R270, R271, R274, R275,
33Q R277, R278, R304, R313-R315, R317,
R319, R321, R324, R328, R335, R336,
R342, R345, R346, R407, R6008, R365
114 | 0.46.05.0500117 Condensadores de chip 10uF| 1 C72
115 | 0.45.02.0100334 0402 Resistencias de chip 8 R5053, R5055, R5057, R6006,
82KQ R6033, R7086, R7052, R7049
116 | 0.46.05.0200088 Condensadores de chip 5 C6084, C6090, C6086, C7026, C5082
117 | 0.46.05.0300040 12pFCombrios de chip 9 C43, C49, C73-C76, C79, C383,

118 0.45.02.0400089 0.22uF1206 Resistencias __1__C268R7027CG127R7090R306, ]
1119 de chip 10QComlores de __1__R308 R312 R330-R332. R5046 1
0.46.05.0200017 - ' ’ ' '

120 chip 5600pF0805 1 | R351-R357, R7075, R6015,
0.45.02.0300350 | resistencias 49.90 R5005R21L7009, L7010C5108
C5096, C5168
121 | 0.45.02.0100179 0402 Resistencias de chip 17
2210Q
| |
122 | 0.45.02.0100269 | 9402 Resistencias de chip 1
123 | 0.47.02.0900010 | 68KQChip 2
124 0.46.05.0400064 BeadsCondensadores de chip 3
0.33uF ,
125 | 0.46.05.0300205 Condensadores de chip 1 C6114
0.68uF
L40,L45,.48,0.5001,L5023,L5031,
126 | 0.47.02.0900035 | Cuentas de chip 19 | L9032,15042,16001,.6008,.6019,
L6021,L6027,0.6028,L6032-
L6034,.7026,L.6048
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No. | Codigo de I Nombre de los materiales | Qty. | Posicién No.
materiales 1
C11-C14,C21,C25,C34-
C37,C53,C54,C57,C60,C61,C64,C67,C69-
C71,C85-
C88,£92,C93,C95,C96,C98,C99,C108,C1
26,C128,C129,C176,C186,C282,C284,C2
87,C289,C290,C320,C326,C327,C329,C3
39,C340,C343,C385,C387,C397-
C400,C402,C405,C407,C409,C5005,C500
7,C5030,C5045,C5047,C5098,C5125,C51
29,C5135,C5155,C7002,C7011, C7096,
C7102, C5001, C6025, C6027, C6050,
C6072, C6146, C6148, C135, C142, C150,
127 | 0.46.05.0200181 Condensadores de chip de 0,1137 | C152,C154,C171,C175,C215,C220,C224,
pF C225,C242,C264,C265,C297,C300,C366-
C368,C377,C379,C485,C487,C493,C497,
C501,C505,C507,C509,C512,C514,C540,
C6058,C6060,C6061,C6065,C6066,C6068
,C6096-C6098,C6103-
C6105,C6109,C6118,C6119,C6134,C6135
,C7108,C153,C5111,C5112, C424, C5088,
128 | 0.02.03.0200008 | |nterruptor analogico 1 | C5033,C6074C7016S3
129 0.46.05.0400197 SPDT Condensadores de 3 C8, C9, C50
130 chip 4
.45.02.020024 R320, R322, R323, R32
| 131 0.45.02.0200243 4.7uF0603Resistencias de | 1 320, R322, R323, R325
132 | 0.45.02.0100164 chip 49.9Q0402 5 R144L2,L3,L7,L
1133 | 47.06.0300003 | Resistencias 23.7KQSMT |2 | 42,1571.47,L600
134 BEADCinductor de cadera—+1—+41.6016
| 0.47.02.0100123 270nHinductor 560nH L
0.47.06.0500003
135 | 0.46.09.0500004 | 22UF/XSRISOVI 4 |06 67 c30
0603Condensador ceramico
136 | 0.45.02.0100107 | 0402 Resistencias de chip 9 | (25 R26,R33, R36, R45, R46,
22.1KQ R101, R103, R375VD8, VD19,
VD20, VD24-VD26, VD28, VD30-
137 | 0.04.02.0300012 | Supresores de 23
voltaje transitorio VD41, VD43, VD47, VD48, VD16
138 | 0.46.05.0200108 Condensadores de chip 33pF| 6 C6014, C6092, C6140, C6142, C6147, C7014
139 | 0.46.05.0400121 Condensadores de chip 0.22uF 7 C5100-C5102, C6126, C5160-C5162
140 | 0.47.02.0400010 | Faquete 1008 Alambre 1| L7023
Bobinado Inductor Chip 1uH
141 | 0.14.03.0200040 Mosfets de canal P 1 VT26
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posiciéon No.
142 | 0.46.05.0200201 | 0402 Condensadores de chip 1 C6008R284R6048R6054,
143 | 0.45.02.0100475 | 2.2pF0402 Resistencias de 1 R6017, R7015,
14471 3 45.02.0100177 | chip 24000402 Resistencia 1 | R706R5010, R5014,
145 de chip 287000402 4 R7055L6022, L6023
0.45.02.0100089
146 Resistencia de chip RCEE
147 | 045:02.0100267 | 555000402 Resistenciade 2|
148 | 0.47.02.0400011 chip 3900Q1008 Paquete de 1
~149 alambre bobinado Inductor de-8
0-02.03.0900008 chip 10pHTPS2553DRV0402 D36
0.45.02.0100288 Resistencias de chip 20KQ R6025, R98, R281, R131, R290,
| R360, R374, R7091
| -
150 | 0.46.05.0200008 Condensadores de chip 270pF 13 C141, C143, C144, C149, C161-C163,
| C333, C5149, C5123, C7106, C309, C7007
I
151 | 0.46.05.0200120 Condensadores de chip 3 C317, C322, C6102
2200pF
‘ R59, R208, R209, R245, R246, R251,
o . R257-R260, R262, R263, R265,
152 | 0.45.02.0100259 23?22 Resistencias de chip 30 R267, R291, R292, R294, R296,
‘ R297, R300, R305, R350, R423,
| R5034, R5036, R5047, R5051, |
153 | 0.13.03.0100088 | diodo zenerEntrada en 1 R5052, R6010VD4
' serie/serie o cambio de salida
154 | 0.05.09.0100011 N D9, D19D7004, D7005C6113R30,
en paralelo de 8 bitsDiodo
155 R32VvD11, VD12, VD15, VD18, VD27,
0.13.02.0100040 | scottyCondensadores de
~156 ) ) ~ —1—VD29, VD49R326, R327, R329, R7070 —
0.46.05.0300035 chip 3300pF0402 Resistencia
| 157 . | a
158 | 0.45.02.0100262 de chip 180KQdoble canal ;
- 0.5pf TVS0402 Resistencias - | -
159 4
| 0.04.02.0300008 de chip 301Q ) i )
0.45.02.0100108
160 | 0.47.02.0200023 | 0603 Inductor de chip 820nH | 1 L6017
161 | 0.13.02.0100026 | Diodo Scotty 1 VD1
162 | 0.45.02.0100080 | 0402 Resistencia de chip 3 R6060, R6061, R285
6190Q
| R27,R79,R83,R84,R121-
163 | 0.45.02.0100118 0402 Resistencias de chip 39 | R124,R147,R159,R202,R203,R219,R227,R229,
47.5KQ R230, R232, R236, R282, R288, R293, R295,
‘ R301-R303, R6063, R359, R7067, R364, R6062
164 | 0.45.02.0100246 0402 Resistencias de chip 39KQ 4 R24, R5063, R7047, R371
165 | 0.45.02.0100006 | 0402 Resistencias de chip 5 R5002, R5003, R7058, R7050, R5001
. 121KQ
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicién No.
166 | 0-46.05.0200151 | Condensadores de chip 0-47uF 1 | c78x5001C47D11, D27, D28, D30, D33,
1167 | 0.30.07.4000013 | condensadores 1| D34, D41U5008, UBO11C177, C180,
168 | 0.46.05.0300107 | VCTCXOChip de - |1 [ C184,C185,C192, C193,
169 19 9MHz Filtrado EMI de —7——C200,C203,C205,C207,C208,C210,C212-
170 0.04.02.0200019 0.01uF8line y transistor 2 C214,C216,C218,C219,C227,C233,C238,
| 0.14.01.0100054 | Eprotectionnpn C239,0241,0243-
C248,C251,C252,C259,C260,C266,C267,
C270-
C281,C301,C302,C364,C418,C5004,C50
06,C5019,C5029,C5032,C5044,C5046,C5
052,C5060,C5062-
171 | 0.46.05.0200147 Condensadores de chip 470pF 87 C5065,C5076,C5084,C5099,C5154,C708
9,C7099, C6005, C6019, C6071, C6073,
C6075, C6076, C6080, C6138, C6139,
C6149, C6150, C6165, C5066, C5074,
C427, C428, C429
172 | 0.45.02.0100408 0402 Resistencias 2 R7,R10
173 0.47.02.0200005G 90.9KQ0603 Paquete 1 L7014
174 0.15.01.1300001 Alambre Bobinadolnductor de 1
175 chip 330nDiodos de deteccién 2 D6002D6001,D7001VD5001VD5007,VD
1176 | 015.01.1200002G | de avesDiodo PINDiodode 1 | 5009,VD5011,VD5012,VD6005,VD6001,
" 1 0.15.01.1100001 | capacitancia variable VD6002,VD6003,VD6004,VD6010,VD60
11,vD6012,vD6013,VD5002,VD5004,V
D5010,vD5013,VD5006,VD5008,VD500
177 | G0.15.01.1100002 | Diodo de capacitancia variable 24 3.VD5005,VD6006,VD6007,VD7001U60
02,U7005,U7006U6009D5001-
178 | G0.02.01.0100006 | amplificador operacionalde 3 D5006,06003U5001-
179 | G0.15.01.0500001 | frecuencia intermediachip 1 U5003,U6010,VT28
| 180—-G0.15.01.1200003-_de procesamientoDiodos | 7 |
181 | G0.14.01 _0100123_de conmutacionTransistor s |
NPN
182 | G0.42.08.1900011 | Conector FPC de 50 pines 1 X3
183 | 0.08.05.0200012 ifgoifez“;:;:‘:z‘;: '\(;sz 1 D10
184 | G0.15.01.0100091 | transistor npnLDO 2 u6007,U600
185 | G0.03.01.0200150 | Chip de potencia 1 | 8D43
1861G0.03.01.0200151 Chip de potencia
_LDOD221871G0.03.01.0200152 Chip de potencia LDOD40
I I I
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.

188 | G0.47.05.0600007 Bobina de resorte 1 L7006

189 | G0.05.07.0100001 47nHLogic gatebase 11 | D37D
1190 | G0.02.08.0100001 process ICD/A 11 |29D1
719177"G0.02.05.0300001 “transformacion ICChip  — 11078
7192717 G0.47.06.0500006 ~Inductor 6.8H256Mb L6031
719371-G0.06.02.1200039a " Transistor digital DDR D39

194 movil RAMNPN U7008,U7009,VT2,VT13,VT14,VT1

0.14.01.0100037
7NT24NT27,VT29,VT30

195 | 0.45.02.0100082 | 0402 Resistencias de chip 7 | o R6055, R7004, R7005,
3920 R7008, R7017, R7032

R1, R37, R38, R43, R4, R50, R311,
R318, R5009, R17, R69, R72, R73,
R75, R76, R90, R90, R92, R93, R95,
R132-R134, R137, R138, R141, R142,
R148, R152, R160, R164, R166, R168,
R170, R172, R178, R181, R201, R212,
R283, R5023, R6049, R6050, R6053, -
| R366, R207, R358, R6040, R363,

R361, R7061, R5004, R5015R231,
R6022, R6030, R6044R40, R41, R49,
R136, R139, R199, R298, R6027, -
199 | 0.47.02.0200017G 1 | R6041, R6042, R6051, R88, R6043,
20010.45.06.0200001G - Sopinadelnductorde chip 070061 6036FU25U7002U7003, U7004
201 0.14.01.0100124G |_0nHeve fusibleEl da1 ]
1202 | 0.15.01 .OZOOOOZG_transistorAmpIificador de
203 | 0.15.01.0200003

196 | 0.45.02.0100296 0402 Resistencias de chip 57
10KQ

197 | 0.45.02.0100109 | 0402 Resistencia de chip 4
51.1Q

198 | 0.45.02.0100324 | Resistencia de chip 1.21KQ | 14

0603 Paquete Alambre

potencia RFamplificador de T

T potencia RF

G0.42.08.0100012 Conector de placa a placa
de 20 pines de paso 0.5

205 | G0.42.08.0100030 bonector PFC SMT de 10 pines 1 X2

204 1 X4

206 | G0.15.01.1200004 | El diodo PIN 2 D7002,D7003

207 | G0.06.03.0100001 Memoria NOR-Flash 1 D38
208 | G0.47.02.1100006 | Bobina de nucleo de aire 16nH 3 L7008,L7015,L.7017

209 | G0.02.01.0500004 Audio amplifier IC 1 U1
210 | 0.45.02.0200127 | 0603 Resistencias 51.1KQ 1 R161

211 | 0.45.02.0100291 0402 Resistencias de chip 200Q 1 R5050

212 | 0.45.02.0100212 | 0402 Resistencias de chip 2 R18, R7059
24KQ
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicién No.
213 | 0.45.02.0300149 | 0805 Resistencia de chip 1 R19R13,L7012,R
214 | 0.45.02.0400055 470001206 Resistencias de chip 3 7100L1
‘21 5 de saltolnductor de potencia '1 B
a16 0.47.02.0800154G 2.2uHPM790 PA 1
017 0.80.40.5500082 heatCondensadores de chip
o1 0.46.05.0200196 | 0.5pF0402 Resistencias 1 c167
0.45.02.0100393 24.9KQ0402 Resistencias R7053
- Q
219 0.45.02.0100335G | 270KQBDS/GPS doble sistema R7051
1220 U 4 ) " K
maodulos de orientacion
291 0.15.01.1400003 1 U012
222 2
993 0.47.06.0100045 | 2 ouh 2.0A inductor de ] A2
223 L
- 0.45.02.0100421 | potencia0402 Resistencias ] R34,R4
- 0.14.01.0100019 150KQtransistor digital 1 2VT15C
296 | 0.46.05.0200165G dualCondensadores de chip 1 363SC4
207 | 0.80.40.5500120G 2.2uFPM790 Cubierta de ] SC7L50
_228__030-405500121 T blindaje CC-CCPM790 OSC-'_1_‘4OX5
BUFFERScubierta de
i 0.47.02.0100054G seguridad0402 Inductor de B
I __0 42.08.1900013 | “chip 22nHD_SUB 26PIN B
229 | G0.42.08.1900014 | Conector de alimentacién de 3 pines 1 X1
230 | Conector RF G0.42.08.1900015BNC 1 J7002
231 | G0.42.08.1900016 | Conector SMA RF 1 J6001
232 | Multiplexor G0.02.03.0500003 1 D13
233 | 0.46.00.0400002 | 22UF/XSRIAOVI 1, | 373 147, C378, C151
0402Condensador ceramico
234 | 0.14.01.0300002 Transistor digital PNP + NPN | 1 VT12
235 | 0.45.02.0200024 0603 Resistencias de chip 402Q 1 R6003
236 | 0.45.02.0100128 0402 Resistencias de chip 24.90 1 R5020
237 | 0.45.02.0100323 | 0402 Resistencias de chip 221Q 2 R5019,R5021
238 | 0.03.04.0100054 Regulador de voltaje 1 D35
239 | 0.46.05.0400240 Condensadores de chip 22uF| 2 C124,C27
240 | 0.46.05.0200168 Condensadores de chip 1.0pF 1 C5003
241 | G0.40.12.0800018 | PM790VHFMB_B 1
242 | 0.15.01.0500033 Mezclador de RF 1 U6006
2431G0.80.40.5500119 PM790 MEZCLADOR Cubierta de
blindajeSC62442G0.80.40.5500156 PM790 Escudo VCOSC3,SC8
I I I I
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024

No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.
245 | G0.80.40.5500079 | pM790 Cubierta de sellado 1 SC5D5
246 | 0.03.01.0200193 | PALd00402 Resistencias de 2 | .D46R5
1247 | 0.45.02.0100230 | chip 560QRXIC0402 Inductor 1 | 072
248" | 915.01.1000028 | de chip 15nH0402 Inductor de 1 U5009
7249 chip 27nHCcapacitoresde 8~
250 0.47.02.0100067 cadpera 4.0pFC:Jonductores de 1 tggﬁg: gs%i?, Lc:E)é)()zZé,ngfg%
0.47.02.0100069G | baldosas eramicas 4 L5021C5024, C5025,
251 | 0.46.05.0200215G | 2.0pFSbobina de alimentacion 4 | 5039, C6054C5015,
|50 | 0.46.05.0200221G | 16nHCcondensadores de 1" 'C6037, C7076,
| 953 | 0.47.05.0600002G | baldosas eramicas 3| C7085L5003C6032,
054 | 0.46.05.0200222G | 6.8pFMidor de onda 277C7077, C7084C7061,
"o55 | 0.46.05.0300233 | magnética 100pF0603 “17C7063R6002
056 0.45.02.0200048 Resistencias de chip 562Q - ——+—
257 | G0.47.02.1100004 | Inductores de nucleo de aire 8nH 2 L5004,L5016
258 | G0.15.01.0100093 | Transistor NPN 3 | UB003, U6004, U7001
259 | 0.46.05.0200112 Condensadores de chip 56pF| 2 C5043,C7009
260 | 0.46.05.0200137 Condensadores de chip 3.3pF 1 C6053
261 | 0.46.05.0200169 | Condensadores de chip 1.5pF 4 | C5068,C5070,C5078,C5080
262 | G0.46.05.0200211 Condensadores de chip 3.0pF | 1 C5014
263 | G0.46.05.0200223 Condensadores de baldosas ceramicas 5 6009, C7074, C7075, C7083, C7082
Wéﬂp{ozmoooss Inductor de chip 18nH 7 | L5020,L.7019,L.7020,L.7021,L7022,L49,L7
265 | G0.47.05.0600005 | Bobina de resorte 18.5nH | 1 | L7018 ]
266 | G0.47.05.0600003 | Muelle helicoidal 16.6nH 4 | L6051, L6052, L6054, L6055
267 | 0.47.02.0200103 | 0003 Paquete Alambre 1 L6038
Bobinadolnductor de chip 120nH
268 | 0.46.05.0300089 Condensadores de chip 33pF| 1 C6132
269 | 0.46.05.0300069 | Condensadores de chip 30pF| 1 | C6131
270 | 0.46.05.0300027 Condensadores de chip 20pF| 1 C6130
271 | 0.47.02.0300014 | 9805 Paquete Alambre 1 | Leo3o
Bobinado Inductor 220nH
272 | 0.46.05.0300213 | Condensadores de chip 3.9pF 2 | C5023,C6129
273 | 0.45.02.0100295 | 0402 Resistencias de chip 47Q 1 | R6035
274 | 0.47.02.0100044 | 0402 Inductor de chip 12nH | 2 | L6009,L.7004
275 | G0.36.03.0100001 Cristal ~ Filtro 1 76001
276 | 0.46.05.0200198 | Condensadores de chip 13pF 1 | C6052
277

0.47.02.0100045 | 0402 Inductor de chip 6.8nH | 1 | C7004

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 133



No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicién No.

278 | 0.45.02.0500064G | Resistencias de chip de 3 R7026,R7028,R702

279 | 0.46.05.0400246G | sobretension 22QCidor de onda 4 9C7050
Froa— +-51pFMidor de onda multiple — ’

281 | 0.46.05.0400251G 2
| 282—-0.46.05.0400227G | 33pCondensador de onda FM _207058’C70

283 0-46.05-0400236 2.4pFMcondensador de onda 46C7060C71
It e T multiple 6.8pF0805 Tamario Chip 50C7067C70
284 . AL

MircowaveCondensadores 70

285 | 0.46.06.0100122G ceramicos 0.5pFMcondensador 1
| 286 | 0.46.05.0400264 | de onda geografica 5.6pF0402 2 B
| 287 045.02.0100395G | Resistencias de chip 3 R7033,R7036

28871 0.46.05.0200220 | '0fControdos demosaicos 1T 5gq88 57078, C7086
289 eléctricos 4.7pF0402 Inductor de 4

0.47.02.0100046 ) i C5057
290 chip 5.6nHCondores de cadera 1
| 291 0.46.05.0200110 120pF0402 Inductor de chip £ C7015

22 0.47.02.0100071 4.7nHCcapacitadores de cadera R7013C7024, C7027, C7029,

203 0.46.05.0200103 | 39pFCcondensadores de cadera C7035, C7037L7007R7018, R7019,
| joq | 0:46.05.0300026 | 220PF1206 Resistencias dechip 1 r7020, R7021, R7022, R7023,

- 2QCofrén de onda métrica F—_ —

295 | 0.45.02.0400234G | 12pFMidor de onda 5.1pF0805 ' R7024, R7025C7048,

206 ] B 1 C7051C7064C7065C7068
“Y°7170.46.05.0400242G T Chip de tamafio T —
_297__0 46.05.0400263 1_MircowaveCondensadores R —
L ceramicos 1. 5pFMidor de onda

0.46.06.0100125G | 2rtificial 3.0pF
" 170.46.05.0400229 | I

298 | 0.45.02.0100076 | 0402 Resistencia de chip 18.2Q 1 R7030

299 | 0.46.05.0200204 Condensadores de chip 8.2pF 4 C6028, C6033, C6038, C6082

300 | 0.47.02.0100066 0402 Inductor de chip 10nH | 5 L6003, L6011, L6012, L6013, C6041

301 | 0.47.02.0100111 | 0402 Paqueteinductorde 1, 5540

alambre WoundChip 24nH
302 | 0.47.02.0200108 | 0603 Paquete Alambre Bobinado ,, 1) 5444 | 6020
Inductor de chip 270nH

303 0.46.05.0300216 0603 Condensadores de chip 4.7pF' 1 C7092

304 | G0.47.05.0600001 | Bobina de resorte 39nH 2 L5009,L5015

305 | G0.47.02.1100007 | Bobina de nucleo de aire 12.5nHI 1 L5010

306 | G0.46.05.0200210 Condensadores de chip 7.0pF | 1 C5036

307 | G0.46.05.0200219 | Condensadores para 1| cs5009

baldosas ceramicas8.0pF
308 | 0.46.06.0100225 | 0402 Tamano Chip RF c6011

CeramicaCondensadores

2.4pF
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T
No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.

309 | 0.46.05.0200071 Condensadores de chip 1 C6024

310 0.47.02.0100129 18pF0402 Paquete de alambre 4 L6005

bobinadolnductor de chip
39nH0603 Paquete de alambre

341 | 0.47.02.0200122 . _ 1 | L6053L6006
bobinadolnductor de chip
31271, 47.02.0100006 | 82nH0402 Inductor de chip ! R7003C7013
7313 56nH0402 Anti Sulfurado 17 C7055,C706
314 | 045.02.1000162 1 | 9r7043

ChipResistors 15QCompetos de

315 0.46.05.0200166 Chip 3.9pF0805 Tamafio Chip 2~ |
~316 MircowaveCondensadores A—

317 | 0-46.06.0100118 | ceramicos 1pF0402 Resistencia 1
de chip 6800QComdos de chip 1

1318 | 0.45.02.0100210
7.0pFCondensador de

13191 0.46.05.0300081 | _ , 1 Tcso3s
320 microondas chip5.1pFRF 9
0.46.06.0100076G | amplificador de banda ancha C5013
MMICChip Condensadores 3.3pF
0.15.01.0100094 U5015
0.46.05.0200223 C6034,C6035
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‘13. VHF (136-174MHZ2)

13.1 Diagrama de bloques de la solucion general de RF
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Figura 13-1 Diagrama de bloques del médulo de RF

13.2 Principio de la solucion general de RF

13.2.1 TransmisorEl micréfono externo convierte la voz en sefales eléctricas de voz. El IC del
cédec de audio realiza primero la codificacion PCM para las sefiales eléctricas de voz
analdgicas. A continuacion, las sefales se transmiten al DSP dentro de OMAP para someterse a
la compresion de datos de voz y a la conversion de 4FSK bit a simbolos. A continuacién, las
sefiales se envian al DAC para completar la conversion digital-analdgica, y luego se emite el
nivel de simbolo 4FSK. El nivel se envia directamente a theTx_VCO para la modulacién de
puerto alto de portadora, mientras que otro canal se envia al PLL para la modulacioén directa. El
Tx_VCO emite sefiales moduladas, que son amplificadas por el amplificador de potencia y las
sefiales espurias arménicas son suprimidas por el filtro de paso bajo de la antena. Finalmente,
las sefales se transmiten a través de la antena.
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13.2.2 ReceptorlLas sefiales fuera de banda se filtran después de que las sefales de RF pasan a
través del filtro de paso bajo, y las sefiales Utiles se seleccionan para las frecuencias
correspondientes a través de la red de seleccion de frecuencia que esta compuesta por el filtro de
paso de banda de sintonizacion eléctrica de dos etapas. Las sefiales de RF que pasan por el
amplificador de paso de banda y de bajo ruido, junto con las sefiales del primer oscilador local, se
envian al mismo tiempo al mezclador para completar la primera conversion para generar las
primeras senales de Fl de 44,85 MHz. El mezclador utiliza el circuito mezclador pasivo de diodos y
tiene un rango dinamico relativamente alto y aislamiento de puerto. Las sefiales del oscilador local
de 3 a 5 dBm proporcionadas por el VCO obtienen una ganancia de 15 dB del tubo del amplificador,
para cumplir con los requisitos del mezclador. Después de la mezcla, las primeras sefales de Fl
(44,85 MHz) pasan a través del filtro de cristal para filtrar las sefales espurias fuera de banda, luego
se amplifican mediante un circuito de amplificacion de Fl de dos etapas compuesto por dos tubos de
amplificacion PBR941 vy, finalmente, se ingresan al IC de FI para el procesamiento digital de FI.

13.2.3 Unidad de generacion de frecuencia (FGU)La FGU esta compuesta por VCO y PLL. Es el
modulo central de todo el sistema transceptor. Proporciona una frecuencia portadora precisa al
transmitir y proporciona una sefal de oscilador local estable al recibir. Esta directamente
relacionado con el rendimiento clave del sistema. En esta solucion, se utiliza la frecuencia
fraccional LMX2571 PLL para el sintetizador de frecuencia. EI VCO consta de Tx_VCO y
Rx_VCO. Cada VCO utiliza un circuito de oscilacién de tres puntos, y la funcién de conversion
de frecuencia se logra cambiando el valor del voltaje del diodo varactor.

13.3RF

13.3.1 Transmisor
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Figura 13-2 Diagrama de bloques del médulo transmisor < t ;

El transmisor tiene tres partes funcionales principales:1. Enlace del amplificador de potencia de
la sefal de RF.2. Filtro de paso bajo de antena de inhibicion de onda arménica.3. Circuito
automatico de control de potencia (APC) y circuito de deteccion de temperatura. En el enlace
del amplificador de potencia, Tx_VCO emite una sefal de RF modulada al circuito del
transmisor, utilizando un atenuador en forma de 1T para lograr la adaptacion de la impedancia
entre etapas y el aislamiento del circuito del amplificador de potencia y el circuito VCO. A
continuacion, se utiliza el amplificador de pre-controlador para lograr la amplificacion preliminar
y el aislamiento del amplificador de refuerzo de post-etapa.
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La sefial preamplificada se envia a la unidad de la etapa de refuerzo (AFTO5MS004NT1) para una
mayor amplificacion de la potencia para garantizar que se aplique una sefial de potencia de refuerzo
suficiente al amplificador de potencia final para el amplificador final PA (AFTO5MS031NR1). Después
de la amplificacion del amplificador de multiples etapas, la sefial de salida se empareja en el extremo
de salida de la amplificadora de potencia de la etapa final con la impedancia de salida de la linea de
microstrip para reducir la pérdida de potencia de salida causada por el desajuste de impedancia.
Finalmente, la sefial de salida ingresa al filtro de paso bajo de la antena a través del interruptor de
canal del transceptor. El filtro de paso bajo de antena es un filtro Chebyshev de alto orden que consta
de un inductor y un condensador de parametros concentrados. Una de las principales funciones del
filtro es filtrar la sefial de interferencia armonica generada por el enlace de amplificacion de potencia.
Este filtro ayuda a mejorar el rendimiento de la atenuacion de la sefial arménica espuria con
condiciones razonables de pérdida de insercion en banda y fluctuacion. El transmisor utiliza el
acoplador direccional y los amplificadores operacionales U7005 y U7006 para lograr el control de
potencia. U7005 y U7006 controlan el voltaje del colector U7001 y el voltaje de la puerta U7002 por
separado para controlar la potencia de transmision. El termistor detecta la temperatura superficial de
la carcasa del tubo del amplificador de potencia final y la convierte en una salida de voltaje de CC
para ser procesada por software. El software compara este valor de voltaje con el valor de voltaje que
coincide con el valor de temperatura de proteccién proporcionado por hardware del tubo del
amplificador de potencia. El voltaje de polarizacion del amplificador de potencia se reduce cuando la
temperatura es demasiado alta, lo que reduce la potencia de transmision y la radiacion de calor del
amplificador. Por lo tanto, el amplificador de potencia esta protegido. El circuito de control de potencia
consta de un interruptor de presion TP7001 controlado por plastico conductor montado en la cubierta
superior. Cuando el interruptor de presion esta apagado, el voltaje de control de potencia VGG se tira
hacia abajo, el amplificador de potencia no tiene la salida de potencia. Cuando el interruptor de
presién esta encendido, el amplificador de potencia comienza a funcionar.

13.3.2 Receptor
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Figura 13-3 Diagrama de bloques del médulo receptor

Filtro IF Batidora .
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El receptor tiene las siguientes partes funcionales principales:1. Filtro de paso de banda
sintonizado eléctricamente y amplificador de bajo ruido (BPF y LNA).2. Circuito de mezcla de
frecuencia (Mezclador).3. Filtro IF y circuito amplificador IF (Filtro IF y IF Amp).4. Procesador
IF. Las sefales, después de ser recibidas en el extremo de la antena, pasan a través del filtro
de paso bajo de la antena y el conmutador de canal del transceptor, y luego ingresan al filtro de
paso de banda de la etapa previa controlado por el nivel de TV_APC para filtrar la interferencia
fuera de banda de la sefial efectiva y enviar las sefiales Utiles al amplificador de bajo ruido. Las
sefiales amplificadas se filtran nuevamente a través del filtro de paso de banda de segundo
orden controlado por el nivel de TV_APC para filtrar ain mas la interferencia fuera de banda y
alimentar la sefial de RF util al mezclador de nivel mas bajo.
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Las sefales de RF filtradas y amplificadas se alimentan al mezclador y se mezclan con la sefial
del oscilador local generada por el Rx_VCO para producir una sefial de frecuencia de diferencia
util, que es la primera sefal de Fl a 44,85 MHz. La sefal se enviara al primer filtro de frecuencia
intermedio (filtro de cristal) con un valor Q alto para filtrar otras sefiales no deseadas generadas
por la mezcla y todas las sefiales de interferencia fuera del ancho de banda. El primer filtro de
frecuencia intermedia emite sefiales Utiles en el circuito amplificador de Fl para la amplificacién
con limitacién de amplitud y, finalmente, las sefiales amplificadas ingresan al procesador de Fl
para su procesamiento. EI AD9864 fabricado por ADI se utiliza en esta solucion como
procesador IF, cuyo diagrama de bloques interno se muestra a continuacion:
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Figura 13-4 Diagrama de bloques del procesamiento IF de AD9864

El amplificador IF emite las sefiales IF de 44,85 MHz, que pasan a través del pin IF IN del
AD9864 y entran en el AD9864, para someterse a la mezcla secundaria en el IC, de modo que
las primeras sefiales IF bajan a la segunda IF de 2,25 MHz. El segundo FI realiza un muestreo
ADC para convertir sefiales analdgicas en sefiales digitales. A continuacion, las sefiales son
procesadas por el filtro digital y emitidas a través del puerto SSI como sefales 1/Q digitales no
demoduladas. Las sefiales I/Qdigital se envian al DSP OMAP para su demodulacion. Tanto los
dos circuitos osciladores locales del AD9864 como la frecuencia de muestreo del ADC utilizan
los dispositivos discretos periféricos para construir el circuito del oscilador LC. La sefial CLK
de 19,2 MHz proporciona una frecuencia de referencia a su sintetizador de frecuencia interno.
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13.3.3 Unidad de generacion de frecuencia (FGU)

]
DAC

OMAP

P | Si¥_CHARGE_FAST

= ack HPF ]

Ml

Figura 13-5 Diagrama de bloques de FGU

La FGU tiene tres partes funcionales principales:1. Oscilador controlado por voltaje (VCO).2.
Bucle de bloqueo de fase (PLL).3. El principio de funcionamiento del PLL es: La frecuencia del
oscilador de referencia 19,2 MHz ingresa a la frecuencia del chip PLL para la demultiplicacion de
frecuencias, para formar la frecuencia de referencia, es decir, la frecuencia de paso f1. La
frecuencia del VCO se devuelve al chip PLL para la demultiplicacién de frecuencia para generar
la frecuencia f2, que se compara con f1 en el comparador de fase (PD) para cualquier diferencia
de fase. Después de la comparacion, se emite una corriente de pulso continua. La corriente de
pulso pasa a través del filtro LOOP para la integracion RC y luego se convierte a CV de nivel de
CC. EI CV se envia al diodo varactor del VCO, de modo que la frecuencia de salida del VCO se
controla y ajusta directamente hasta que el CV se vuelve constante y el bucle se bloquea en
consecuencia. La salida de frecuencia estable por VCO pasa a través del amplificador de bufer
y entra en el canal Tx/Rx. Este amplificador de bufer no solo realiza la amplificacion, sino que
también aisla el circuito VCO vy el circuito del amplificador de potencia posterior a la etapa. En el
IC PLL, multiplexa el pin LD/PS. Durante el periodo de desbloqueo, utiliza la funciéon PS para
cargar el condensador del filtro de bucle para que el voltaje del condensador pueda cumplir
rapidamente con el requisito CV. Después de que se bloquea la fase, su funcién se restaura
para servir como pin de deteccion de bloqueo para LD. El oscilador controlado por voltaje es un
oscilador de tres puntos, y la parte del oscilador estd compuesta por el diodo varactor y el
inductor principal de alta Q. El valor Q del inductor principal juega un papel clave en el
rendimiento del VCO. En la parte de control, se aplican diferentes voltajes al diodo varactor, de
modo que la capacitancia del varactor cambia y, en consecuencia, la frecuencia resonante
LCresonante cambia, y finalmente el VCO emite diferentes frecuencias de salida. En el VCO
transmisor, el DAC emite MOD_VCO para modular el tubo de modulacién del VCO y modula la
informacion de modulacion a la portadora. Debido al ancho de banda de bucle VCO limitado, la
informacion de baja frecuencia es dificil de cargar en el tubo de modulacién y, por lo tanto, hay
otra modulacion que tiene la informacién de salida OMAP, la informacion se ejecuta a través de
la interfaz en serie y luego se envia al IC PLL para la modulacion directa. Estas dos
modulaciones forman la modulacién balanceada de dos puntos del VCO.
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13.4 Flujo de servicio de RF
13.4.1TX
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Figura 13-6 Flujo de servicio para la parte Tx

‘Comprobar y reemplizar7002

@H

Verifique U7006 y reetiplicelo

Revise y reemplace D7007

Verifique U705 y recmplicelo

Nota: Para la potencia de transmision, se debe confirmar que el valor comisionado es correcto. Para obtener mas
detalles, consulte el documento de software de puesta en marcha proporcionado por Caltta Technologies Co., Ltd.
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13.4.2 RXConceptor aplicable: Cuando se confirma que el CV y el altavoz externo
son normales.
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Figura 13-7 Flujo de servicio para la parte Rx
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Descripcion de situaciones normales:[1]: El tercer pin del U6005 tiene un voltaje de aproximadamente 9,3 V
0 11,2 V. [2]: Un extremo del L6019 tiene un voltaje de aproximadamente 9,3 V o 11,2 V. [3]: EI U6003 tiene
un voltaje de colector de aproximadamente 7,6 V y el voltaje base de aproximadamente 0,7 V. [4]: EI U6008
tiene un voltaje de colector de aproximadamente 1,48 V y el voltaje base de aproximadamente 0,76 V. El
U6007tiene un voltaje de colector de aproximadamente 1,63 V y el voltaje base de aproximadamente 0,72
V; [5]: Utilice un analizador de espectro y una sonda de RF para probar el C6070 y compare la sensibilidad
probada con la placa normal. [6]: Utilice un analizador de espectro y una sonda de RF para probar si el
C6133 tiene la segunda sefal de oscilador local de 47,1 MHz y si el voltaje del TP35 es de
aproximadamente 3,1 V. [7]: Utilice un analizador de espectro para probar si hay una sefial de 18 MHz por
encima del inductor L6026 y si el voltaje en dos extremos del inductor L6026 es de aproximadamente 2,0 V.
[8]: Utilice un analizador de espectro y una sonda de RF para probar el C6044 y compare la sensibilidad
probada con la placa normal. [9]: EI U6004 tiene un voltaje de colector de aproximadamente 9 V y el voltaje
base de aproximadamente 0,7 V. La resistencia R6038 tiene un voltaje de aproximadamente 11 V en el
extremo superior. [10]: Utilice un analizador de espectro y una sonda de RF para probar el C6073 y
compare la amplitud de la sefial probada con la placa normal. [11]: El 3er pin del U6002 tiene un rango de
voltaje de 0.5V-2.5V, el 3er pin tiene un rango de voltaje de 2.5V-8.5V, que cambia con la frecuencia.
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Figura 13-8 Flujo de servicio para el VCO

*51: Tras la recepcion: 3 pines del U5006 o U5007 emiten aproximadamente 4 V.
*52: Tras la transmision, 3 pines del U5005 emiten aproximadamente 4 V. * 61:
Tras la recepcion, el voltaje del polo E del U5002 o U5003 es de
aproximadamente 1.8 V. * 61: Tras la transmision, el voltaje del polo E del U5001
es de aproximadamente 1.8 V. * 41/ * 42: L5008 / L5014, L5002 Ruptura de
CC.* 71: Lafrecuencia del AD9864_PLL_CLK es de 1923KHz.
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Reepair Flow of the PLL Circuit
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Figura 13-9 Flujo de servicio para el PLL
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Error de frecuencia de referencia anormal:

Referencia anormal
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l_l
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Figura 13-10 Flujo de servicio para el error de frecuencia de referencia anormal
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13.5 Diagrama de posicion de los componentes de PCB
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Figura 13-11 Diagrama de posicién de los componentes de PCB de la capa inferior de la placa base
PM790V
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Figura 13-12 Diagrama de posicién de los componentes de PCB de la capa inferior de la placa base
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13.6 Diagrama esquematico

COVER

(@) &
N @ =
=
I_' =, =
E‘ m o -
=2l
E ~ moe
o = 3 A
[S - ] =R
— ERR = R =
Qa [=] - B
[ER = [ R
m a3 | = E - =]
— 3 = = 5] = [ = =
= = = (%] T ] [ I
=3 — a4 @ = =] = N
m 3 = [} w [T S

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 149



CONTENTS

TABLE QF

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 150



Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 151



ES

1
s

£
=

tirTt ttry

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 152



3LESiNE
L]

té

. it
i

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 153



e |
4 =
e il :
f
H -
+ i
| 214
= i+ Z
=5 @ 1L N
b i
it o
— i3
Ex) ymay lineecl 1
k-
+ —t ;
. b o :
I + + : : 3
. - i — L
o = e
i 3 L)
= L L +
- L= = - :" »
+= S i
+ + - +
M g T
L ¥
) —
L= ¥
L=
i + "
- : =
. — =1, :
= - Tae 4] H
_ = - G ——
4= ;i s s
4 o i .
+ - E
= b
M .
g i
B i
i L
: b
= G
= i
L=
-
=
1 1 ] | 1 | 1 |

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 154



Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 155



TITTTTTY

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 156



L EL L3

o T

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 157



[ A

m_

D—

.

G—HhiHH o i
Il . B ]
| e S 111111TR
| el

A Y

_ Kbt -

1

i

I

CONKECT FRONTEOAR

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 158



Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 159



Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 160



+

+

@,
1

E-l|
- Ed
) + 53
i E"' Ed
R = -
N -
L P i B
I i 1 ol
" He
fo - 8 B ﬂ o
r;% ! — _J—I_—l
- T i
] i :
e
=
3
1 1 1 1 1 | 1

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 161



Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 162



- | I
w b " B
q
H - "
i
. it
HE
i
1 o0 i
+F
._ T j
- [ o o
3
it
W
it
i
N i
_H B = + i
¥ E o
i .
' M
K + i
— 5
§
1 1 1 1 | | 1

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 163



NNy EyEyE
[Wimjupny

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 164



13
i 14

o

P
.
I

3 T
=

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 165



= 1

B
B

T

E
i

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 166



13.7 Tabla de piezas

No. | Cddigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.
1 0.45.02.0100266 | 0402 Resistencias de chip | 1 R205R6019, R6047VT8,
_2 0.45.02.0100374 18KQ0402 Resistencias __2__VT9, VT18-
0.14.01.0100008 de chip 750Qtransistor 8 VT23VT1C10, C6133,
4 NPN —11—C7077, C5049
0.14.03.0100001
5 duaINMOSFETCéndores |4 |
0.46.05.0200067 | o cadera 22pF
610.46.05.0300087Condensadores de chip 22pF C6130C187, C190, C191, C195-C199,
C201,C211,C217,C221,C222,C226,C22 |
9,C232,C234,C240,C249,C250,C254,C
261,C263,C269,C283,C286,C292,C293,
. C295,C296,C299,C305,C307,C308,C31
7 0.46.05.0200206 Condensadores de chip 1uF | 53
8,C319,C6026,C6136,C285,C316,C365,
C376,C380,C381,C486,C489,C492,C60
01,C6141,C6143,C422,C5002,C7021VD
8 0.04.02.0100086 Supresores de voltaje 4 13,vD14,vD22,VD23 |
transitorioDiodo de barrera
9 0.13.02.0200005 Schottky (solo para el modulo 7 VD3, VD5-VD7, VD45, VD46, VD51
Bluetooth de QualcommWCN
2243)5-A, AMPLIO RANGO DE
10 1 0.03.03.0100120 | -\ +2ADA CONVERTIDOR D6R169,R173,R180,R183,R186,R189,R
SWIFT P-DOWN —192,R195,R198,R255,R256,R280,R707 -
11 | 0.45.02.0100120 | 0402 Resistencias de chip '13 | 1C314,C321,C491,0495,05120,C7025
47500 ! C15,C16,C22,C38,C39,C63,C206,C401,
12 | 0.46.05.0200149 | Condensadores de chip 6 C403,C404,C406,C6059,C6091,C6093-
390pF €6095,C6107,C6110,C6123,C6124,C70
88,C7095,C59,C66,C158,C159,C168-
C170,C172,C174,C179,C181,C182,C29
13 | 0.46.05.0200179 Condensadores de chip 49 4,C298,C370,C371,C488,C490,C494,C
0.01uF 539,C7118, C336, C337, C6112, C31,
C160, C166D15R5013, R5018, R6052,
R5008D32, S1, S2
14 0.02.01.0100041 Amplificador operacional dual de 1
15 0.45.02.0100234G0 baja potenciaResistencia de chip 4
16— ~150Qinterruptor analégico SPDT g 1
.02.03.0400001aG0 . .
1 7__.02-03. 11000192 _d|nam|co|nterruptor analogico 1
SPDT dual Us5012
18 | 0.47.02.0200046 | 0603 Inductor de chip 82nH | 1 L6015
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.
19 0.45.02.0100342 Chip-Resistencia 2.74KQ 6 R200, R6018, R286, R149, R153, R5005
20 0.45.02.0100365 0402 Resistencias de chip 1500Q 1 R7069
21 0.50.52.6000120 Bateria de respaldo 1 GB1
(condensador)Condensador
22 0.46.04.0200089 " . ) C58
electrolitico de polimero tantalio
montado en superficie220uF0603
|23 | 045.02.0200133 | . i oncias de chip 7skazoy 11| R23VD17R28, R29, R289, R5054,
_24 0.04.02.0100127 Resistencias de chip de TVS0402 1 3__R5056, R5058, R6024, R6034, R6058,
25 0.45.02.0100277 | unidireccionales 47000n canal 21 R7016, R7043, R7077, R7085VT35,
26 MOSFET de potencia de canal 12 VT39C7109C504, C506, C541-C544,
27 0.14.03.0100047 3300pF Ccapacitores de chip C546, C548, C6051, C7013, C7006,
|28 | 0.46.05.0200074 | 47PF | C5016
0.46.05.0200095
29 0.46.05.0200166 Condensadores de chip ) 2 C5039,C5040
130 | 0.46.05.0200144 | 3-9pFCondores de cadera4.3pF 2 | c009,C6035
31 G0.46.05.0200207 Condensadores de chip 9.0pF | 1 C5055
32 0.46.06.0100071 condensador de microondas 3pFI 1 C5023
33 | 0.46.05.0200156 | condensadores de chip 2 | C369,C375C421,C6128,C5018,C5042,C
B | 5028,C5009,C6052R65,R66,R68,R78,R
34 0.46.05.0200122 20pFComplementos de 7
cadera 27pF 210,R220,R240,R241,R287,R307,R316,
R333,R334,R337,R338,R6001,R6059,R
6064,R6066,R7062,R7001,R7002,R703
35 0.45.02.0100232 0402 Resistencias de chip 0Q 34 0,R7048,R7070,R7040,R5033,C6032,C6
144,1L6035,R7064,R7099,L5040D8C132,
C133,C410-
C413,C7085,C6004,C5048,C5034,C507
36 0.03.01.0300011 1.2V 0.3ALDO 1 2,C5012
37 0.46.05.0200104 Condensadores de chip 15pF| 12
38 0.46.05.0200110 Condensadores de chip 120pF2 C7034,C7033
+
39 0.13.04.0100002 (Amarillo) Resistencias de 3 HL1-HL3
40 0.45.02.0400088 chip SMD LED1206 verde 1 R7039
41 0.45.02.0100271 20KQ0402 Resistencias de 1 R22R
|42 chip 12KQ0402 Resistencias .1 5124
045.02.0100183 | 4 chip 200Dual SPDT
Conmutador analégico USB
43 0.02.03.0200015 & 1 D42

2.0 (480Mbps) de alta

velocidad
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.
44 0.46.05.0300090 Condensadores de chip 1 C6116
39pFSurfacing mounted
45 | 0.46.03.0200004 | liquidaluminiocondensador | 1 C23
| electrolitico
46 | 0.03.01.0200038 | 470uFLDO0603 D3, D4R309,
47 | 0.45.02.0200032 | Resistencias de chip 9760Q | 2 R310
48 | 046050200164 | Gondensadores de chip 10 | C136.C145,C148, C183, C189, G257,
a9 $ 4030400070 0.22uFNch + Pch MOSFET 6 _ | €372, C374, C5095, C77U5005-U5007, |
T U6005, U7007, U7010C105-C107,
ODU Specialized €109, C110, C389,
50 | 0.46.05.0200194 | 0402Condensadores de 33 | C6099,C7103,C7105,C7107,C7113,C71
chip de paquete220pF 15,C223,C230,C231,C235-
C237,C258,C341,C345,C345 1
51 | 0.46.05.0200175 | Condensadores de chip 330pF53 | 347,C356,C358-
C362,C6002,C6003,C6079,C5151,C707
L microprocesadorCircuitosCo | | C122,C471,C545,C547,C549,C
53 1
., | 0:46.05.0300210 | ygensadores de chip o | 551,C554-C556,C558-C561,C563-
55 0.45.02.0100085 10pF0402 Resistencias de 1 C565,C567,C569-
| chip 30.1KQ0402 C589,C5121,C568D23C6137R8,R11,R1
56 2
0.45.02.0100114 | Resistencias 36. 5KQPNP 6,R102,R111,R6031, R6032, R8O,
0.14.01.0100082 Transistor R81R206VT10, VT11R2-R4, R20, R70,
R143, R157, R158, R162, R5022,
57 | 0.45.02.0100180 | 0402 Resistencias de chip 28 | R9024-R5029, R31, R1 16, R118-R120,
1000Q R221, R6020, R35, R55, R368, R369,
I R6004C5103-C5107, C5163- J
58 | 046.05.0400242 | condensadores de chip 10| ¢5167C5093C5, C123L16
59 | 0.46.05.0400009 | O-TMFComplementosdecadera 12 | 1906125R7068, R7074, C7110
60 0.068uFCcapacitores de cadera 21
0.46.05.0300125
| 61 0.1uFComplementos de perlade 5 | |
62 0.47.06.0300006 ferrita de caderaCondensadores
63 | 0.46.05.0300059 | ¢ chiP 0-012UFNTC
| Thermistor0805 Tamafio Chip
0.45.09.0200004 MircowaveCondensadores
ceramicos 150pF0805 Tamarfio
64 0.46.06.0100215 - C7046, C7058, C7302
chip MircowaveCondensadores
ceramicos 220pF
65 0.46.06.0100213 2 C7048,C7051
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.

66 | 0.47.02.1100018G | Inductores de nucleo de aire 5 L6051,L.6052,L6054,L.6055,L.7018L7008,L7

67 | 0.47.02.1100014 | 33nHinductores de nucleo de 4 | 015,L7016,L.7017L4C3,C4,C32,C48,C130,
68" | 0.47.02.0800153 | aire 40nHinductor de potencia 1~ 1C134,C140,C140,C164,C173,C306,C311-

15H | C313,C315,C330,C331,C334,C335,C338,
C342,C344,C352,C354,C355,C357,C496,
C498-C500,C502,C503,C508,C510,C516-
C523,C525,C526,C528-
077,C5085-
C5087,C5128,C6100,C6101,C6108,C7001
,C7093,C524C5057,C5058, C6055,C6056

70 0.46.05.0200071 Condensadores de chip 18pF| 4

71 | 0.46.05.0300197 | condensadores de chip 12 | C45, C52, C80-C84, C384, C17, C18,

72 | 0.45.02.0200327 | 1UF0Q Resistencias de chip 51 | C56, C6077R15, R223, R237, R6070,
73 0.46.05.0200068 de puenteCondensadores de 3 ~ | L7007C5053C5156, C89, C423R5, R48, |
74 chip 0.033pFCondores de —+R91, R97, R100, R105, R107, R110, -

0.46.05.0300199 ,
chip 4.7pF R113-R115, R125, R215, R217, R218,
R6005, R6005, R6005 21, R6045,
75 | 0.45.02.0100257 | 0402 Resistencias de chip 31 R7056, R7057, R7076, R7080, R7083,
100KQ R5001, R108, R109, R6067, R6068,
R156, R7049, R7045, R6007, R6011-
76 | 0.45.02.0100112 | 0402 Resistencias de chip 6 R6014R7009, R7081, R7084, L7001, |
221KQ T TR86, R87, R47, R47, R14 T
77 0.45.02.0100182 0402 Resistencias de chip 8
2KQ

78 | 0.13.03.0200002 | Diodo estabilizador de voltaje 1 D7006

79 0.45.02.0100213 0402 Resistencias de chip 180Q 2 R6036, R6037

80 | 0.45.02.0100242 | 0402 Resistencias de chip | 1 | R6046

81 | 0.46.05.0300211 | 1800QCombrios de chip 2 C255,C256
182 | 045020200199 | 0-47uF0603 Resistencias |5 | rog R112, R127, R128, R130
83 0.46.05.0200202 de chip 100QCombrios de ~|[ 2

46.05. 117,C7084
-84 chip 4.7pFCéndores de 2 C6117,C708
0.46.05.0200142 | i 7 50F C6085,C6054

85 0.46.05.0200062G | Condensadores de chip 5.6pFRF 1 C6028
86 | 0.15.01.0100094 | amplificador de bandaancha 1 | U5015

MMIC
| 87 | 0.47.02.0300084 | 0805 Inductor de chip | 1 | L6024

88 | 0.45.02.0100115 | 4.7uH0402 Resistencias de R6028

89 chip 332QInductor 470nH | 3

0.47.06.0500001

L5030, L5041, L6029
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.
90 0.45.02.0100119 0402 Resistencias de chip 2 R204, R6026
56.2KQ
91150.46.05.0200077Condensadores de chip 1500pF €100-C104, C137-C139, C146,
C155-C157, C332, C388, C7112
92 0.46.05.0400237 Condensadores de chip 10pF| 1 C291
93 0.45.02.0100005 0402 Resistencias de chip 5620Q 6 R104, R106, R7044, R372, R7015, R154
94 | 0.14.01.0100031 | |ransistor digital dual 7 | U6001, VT3-VT7, VT16
(NPN + PNP)
95 | 0.47.02.0100076 | nductordealta 2 | L6005,L5020
frecuencia100nH
C1, C2, C19, C20, C125, C188, C194,
96200.46.09.0600004Condensadores de chip 10uF C209, C228, C408, C414-C417,
C7023, C7097, C46, C44, C40, C328
97 | 0.47.02.0900056 | Cuentas de ferrita Chip 32 | L5L6,L8-L14,L17,L20-L31,L36-
L39,L43,L44,1.51,L53,L54,L50D12,D
989 | 0.02.01.0100050G | Amp cuadruple de baja 14C5022,C5036,C5025,C5021D20,D
910 | 0.46.05.0200213G | potenciaCondensadores 4 21,D24,D25,D45D26
701071 0.03.01.0200153 | Chip 6.0pFLombrilla lineal 5 ]
1 de baja caida +1— —
0.03.01.0200148
102 | 0.47.02.0100124 | 0402 Paqueteinductorde |5 |, 7619 | 7020, | 7005
alambre WoundChip 15nH
103 | 0.30.01.2000097 32.768K 7015 Resonador de 1 G1
cristal
C6057,C6062,C6070,C7090,C5010,C502
0,C5035,C5118,C5119,C5127,C5148,C51
104 | 0.46.05.0200148 Condensadores de chip 30 52,£6029,C7003,C7012,C7020,C7022,C7
1000pF 079,C7080,C7087,C7094,C7098,C7111,C
7117,C7119,C7132-C7134,C7137,C7130
105 | 0.46.05.0200069 | Condensadores de chip 5 | C5043,C5027
_106 0.45.02.0100184 180pF0402 Resistencias de chip 2 R7004,R7005
82.5Q
107 | 0.46.05.0200060 Condensadores de chip 2 C7009,C6024
108 | 0.46.05.0200013 82pFCodndores de chip C5157
109 | 0.45.02.0100196 | 4700pF0402 Resistencias | 7 | Rq17, R7054, R7078, R7079, R7082, R85, R89
110 de chip 15KQContores de 1
0.46.05.0500003G | C7131
111 0.46.05.0200225 chip 1000pFCocretores de 6
| 112 T mosaicos 10pFCondores de | 1 __033‘ C41, C42, C51, C7086,
0.46.05.0200103 cadera 39pF C6042C6007, C6012, C6034, C6037
113 | 0.46.05.0200037 Condensadores de chip 0.047uF 1 c127
114 | 0.46.05.0200070 Condensadores de chip 51pF| 1 C6008
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Nombre de los materiales

No. | Caodigo de Qty. | Posicién No.
materiales
115 | 0.45.02.0100106 0402 Resistencias de chip 12 R6, R9, R167, R179, R182, R184,
33.2KQ1008 Paquete de R187, R190, R193, R196, R129,
.47.02.04 4 R370L6026C24, C2 R12
116 | 0.47.02.040008 alambre bobinadolnductor de | ! 3701.6026C24, €26, CESR12,
17| 0 46.05.0500166 | chip 3.3uHCondores de chip |3 | o R39 R5014VD2, VDS, VD10,
1118 ) ) 4 VD50C5050, C5056, C5059
0.45.02.0100105 221F0402 Resistencias de
119 chip 3320QZener Diode 4L
_120__0'13'03'0100012(3 | (carrete)Condensadores de __3 |
0.46.05.0200209 chip 5.0pF
121 | 0.46.05.0200171 Condensadores de chip 8.0pF 1 C6040
122 | 0.46.05.0200209 Condensadores de chip 43pF| 1 C6011
123 | 0.03.01.0200191 LDO 3 D1, D2, D7
124 | 0.45.02.0100204 Chip-Resistencia 470KQ 1 R74
125 | 0.45.02.0100186 | 0402 Resistencias de chip 2 R5035, R222
124Q
| R82, R150, R155, R5006, R5007, R5011,
126 | 0.45.02.0100092 | 0402 Resistencias de chip 26 | 72012, R5016, R5017, R6057, R165, R171,
100Q R185, R188, R191, R194, R197, R238, R239,
| R269, R272, R276, R279, R6016, R376, R7003
127 | 0.45.02.0100221 0402 Resistencias de chip 75Q 2 R7034,R7037
128 | G0.46.05.0400263 Condensador de microondas 5.1pF 1 C7067
129 | 0.45.02.0100195 E;géResiStenciaS de chip 3 R7014, R7006, R7065C28, C29,
N | C55, C62, C68, C90, C91, C94,
130 | 0.46.05.0300128 Condensadores de chip 2.2uF 17 €97, C310, C323, C386, C5061,
0.45.02.0300163 C6111, C178, C202, C131R6038,
131 S9.Us. 0805 Resistencias de chip 2 R6039L15, L18, L41, L6025,
132 | 047.02.0800001 | 82.50chip bead0402 ® | L6002, L46R6020VD21, VD42L32-
133 | 0.45.02.0100113 Resistencias de chip L35
134 0.13.03.0100084 5110Qzener diodeChip 2
1357 0.47.02.0000024 | B°9S T T
R51-R54, R56-R58, R60-R63, R99, R135,
R140, R163, R211, R213, R228, R242-R244,
R247-R250, R252-R254, R264, R266, R268,
136 | 0.45.02.0100278 | 0402 Resistencias de chip 56 | R270, R271, R274, R275, R277, R278,
330 R304, R313-R315, R317, R319, R321, R324,
R328, R335, R336, R336, R342, R345,
R346, R407, R6008, R365, R6035
137 | 0.46.05.0500117 Condensadores de chip 1 C72
138 | 045020100334 | 10HF0402 Resistenciasde 7 R5053, R5055, R5057, R6006,
chip 82KQ R6033, R7086, R7063

Todos los derechos reservados. No se permite la difusion en el extranjero sin el permiso de Caltta.Pagina 172



No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.

139 | G0.46.05.0200210 Condensadores de chip 7.0pF | 4 C6088, C5080, C5073, C5083

C6090, C6084, C6086,
C6082, C7076, C5082, C6167

141 | 0.46.05.0200042 Condensadores de chip 11pF| 1 C5011

140 | 0.46.05.0200088 Condensadores de chip 12pF| 7

142 | 0.46.05.0300040 | Condensadores de chip g | C43,C49, C73-CT6, C79, C383, C268

143 | 0.45.02.0400089 0.22uF1206 Resistencias de -1 R7027

' "chip 10Q '
144 | 0.45.02.0400234 | 1206 Resistencias de chip 20 8 | v/ 018,R7019,R7020,R7021,R7022
[R7023,R7024,R7025

145 | 0.46.05.0200017 Condensadores de chip 1 ce127
146 0.45.02.0300350 5600pF0805 Resistencias 16

R7090R306, R308, R312, R330-
147 de chip 49.900402 R332, R5046, R351-R357, R7075,
0.45.02.0100179 Resistencias de chip 2210Q
R6015R21L7009, L7010C5108,

C5096, C5168

148 | 0.45.02.0100269 0402 Resistencias de chip 1

149 | 0.47.02.0900010 | 68KQChip 2
150 BeadsCondensadores de chip 3— —
0.46.05.0400064
0.33uF
151 | 0.46.05.0300205 Condensadores de chip 1 C6114
0.68pF

L40,L45,L.48,0.5001,L5023,0.5031,L5032,
152 | 0.47.02.0900035 | Cuentas de chip 19 | L5042,L6001,L6008,L6019,L6021,L6027
,L6028,0.6032-L.6034,.7026,L.6048

C11-C14,C21,C25,C34-
C37,C53,C54,C57,C60,C61,C64,C67,C69-
C71,C85-
£88,C92,C93,C95,C96,C98,C99,C108,C126,C
128,C129,C176,C186,C282,C284,C287,C289,
©290,C320,C326,C327,C329,C339,C340,C343
,C385,C387,C397-
C400,C402,C405,C407,C409,C5005,C5007,C5
030,C5033,C5045,C5047,C5098,C5125,C5129

1531370.46.05.0200181Condensadores de chip 0.1uF ,C5135,C5155,C7002,
C7011,C7017,C7096,C7102,C5001,C6025,C6
027,C6050,C6072,C6146,C6148,C135,C142,C
150,C152,C154,C171,C175,C215,C220,C224,
C225,C242,C264,C265,C297,C300,C366-
C368,C377,C379,C485,C487,C493,C497,C501
,C505,C507,C509,C512,C514,C540,C6058,C6
060,C6061,C6065,C6066,C6068,C6096-
C6098,C6103-
£6105,C6109,C6118,C6119,C6134,C6135,C71

08,C6074, C153, C5111, C5112, C424, C5088
J
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No. | Cddigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.
154 | 0.46.05.0200224 Condensadores de chip 0.068uF 1 C7016
155 | 0.02.03.0200008 Interruptor analégico SPDT S3
156 | 0.46.05.0400197 Condensadores de chip C8, C9, C50
157 | 0.45.02.0200243 | 4-7WF0603 Resistenciasde | 4 | R320 R322, R323, R325
7158 0.45.02.0100164 chip 49.9Q0402 ™
159 S Resistencias de chip 5 R144L2L3L7L
| 160 0.47.06.0300003 23.7KQSMT BEADCinductor | 2 _42’L57L47’L600
161 | 0.47.02.0100123 | e cadera 270nHinductor 2 4L5007,L6014
0.47.06.0500003 | 560nH
162 | 0.47.06.0500005 | 0603 Inductordepotencia |, | 545,
de chip multicapa 270nH
163 | 0.46.09.0500004 2:2uF I XSR 150V / L 3 C6, C7, C30
0603Condensador ceramico
164 | 0.45.02.0100107 | 0402 Resistencias de chip 9 | (25 R26,R33, R36, R45, R46,
22.1KQ R101, R103, R375VD8, VD19,
VD20, VD24-VD26, VD28, VD30-
165 | 0.04.02.0300012 | Supresores de 23
voltaje transitorio VD41, VD43, VD47, VD48, VD16
166 | 0.46.05.0200108 Condensadores de chip 33pF| 9 6092, C6140, C6142, C6147,
C6081, C6033, C6038, C5026, C5041
167 | 0.46.05.0200145 Condensadores de chip 30pF| 1 C6041
168 | 0.46.05.0400121 Condensadores de chip 0.22uF 7 C5100-C5102, C6126, C5160-C5162
169 | 0.47.02.0400010 | Faquete 1008 Alambre 1 | L7023
Bobinado Inductor Chip 1uH
170 | 0.14.03.0200040 Mosfets de canal P 1 VT26
171 | 0.46.05.0200201 | 0402 Condensadores de chip 1 C5068R284R6048R6054, R6017,
172 | 0.45.02.0100475 2.2pF0402 Resistencias de 1 R5004, R7091, R5015
1173 0.45.02.0100177 chip 240Q0402 Resistencia de 1 |
174 chip 287000402 Resistencia 5 —
0.45.02.0100089
de chip 8250Q
175 | 0.45.02.1000109 | 0402 Resistenciasdechip | ;| p7qq
antisulfuradas 6.8KQ
176 | 0.45.02.0100267 | 0402 Resistenciade chip | 3 | R71, R5010, R7055
7| 0.47.02.0400011 | 390021008 Paquete de 16022,16023
alambre bobinadolnductor de
178 | 0.02.03.0900008 | chip 10HTPS2553DRV0402| 1 | D36
179 Resistencias de chip 20KQ | 7 R6025, R98, R281, R131,

0.45.02.0100288

R290, R360, R374
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No. | Caodigo de Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.
' materiales C141, C143, C144, C149, C161-C163
0.46.05.0200008 ; : : : : 4109,
180 Condansadores de chip 13 | 333, C5149, C5123, C309, C7106, C5017
1811 0.46.05.0200120 | 270pFComplementos de 3 | ce102, €317, C322
cadera 2200pF | R59, R208, R209, R245, R246, R251,
182 | 0.45.02.0100259 | 0402 Resistencias de chip 30 | ~207-R260, R262, R263, R265, R267,
100 R291, R292, R294, R296, R297, R300,
R305, R350, R423, R5034, R5036, |
183 | 0.13.03.0100088 | Diodo Zener 1 | R5047, R5051, R5052, R6010VD4
184 | 0.05.09.0100011 | Entradaenseriefserie osalida, | og 11907004 n700506113R30,R32VD
185 paralela de 8 bits ShiftDiodo ., 115 yp15 vD18,vD27,vD29,vD49
0.13.02.0100040 .
186 ScottyCondensadores de Chlp_1__ B
187 0.46.05.0300035 | 3300pF0402 Resistencia de )
1gg | 0-45:02.0100262 | chip 180KQdoble canal 0.5pf
i 0.04.02.0300008 | TVS T h
189 | 0.45.02.0100108 | 0402 Resistencias de chip 3010 3 | R326, R327, R329
190 | 0.47.02.0200023 | 0603 Inductor de chip 820nH | 2 | L6016,L6017
191 | 0.13.02.0100026 | Diodo Scotty 1 | vD1
192 | 0.45.02.0100080 | 0402 Resistencia de chip 3 | R6060, R6061, R285
6190Q
| R27,R79,R83,R84,R121-
193 | 0.45.02.0100118 | 0402 Resistencias de chip 39 | R124,R147,R159,R202,R203,R219,R227,R229,
47.5KQ R230, R232, R236, R282, R288, R293, R295,
R301-R303, R6063, R359, R7067, R364, R6062
194 | 0.45.02.0100246 0402 Resistencias de chip SQKQI 4 R24, R5063, R7047, R371
195 | 0.45.02.0100006 | 0402 Resistencias de chip 121KQ3 | R5002, R5003, R7058
196 | 0.46.05.0200151 | Condensadores de chip 0.474F 4 C78X5001C47D11, D27, D28, D30, D33,
197 | 0.30.07.4000013 | Condensadores 4 | D34, D41U5008, U6011C177, C180,
198 | 0.46.05.0300107 | VCTCXOChip de 4, [C184,C185,C192, C193,
M99 0109 0200010 | 19:2MIH2 Fliado ENI de J€200,C203,C205,C207,C208,C210,C212-
a0 | THE 0.01uF8line y transistor C214,C216,C218,C219,C227,C233,C238,
0.14.01.0100054 | Eprotectionnpn €239,C241,C243-
©248,C251,C252,C259,C260,C266,C267,
c270-
C281,C301,C302,C364,C418,C5004,C50
06,C5019,C5029,C5032,C5044,C5046,C5
052,C5060,C5062-
201 | 0.46.05.0200147 | Condensadores de chip 470pF93 | €5065,C5076,C5084,C5099,C5154,C708
9,C7099, C6005, C6019, C6044, C6071,
C6073, C6075, C6076, C6080, C6138,
C6139, C6149, C6150, C6165, C5066,
C6014, C6036, C6089, C5074, C427,
C428, C429, C7015, C5054
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.

202 | 0.46.05.0200116 Condensadores de chip 68pF| 4 C6013, C7026, C7028, C7029

203 | 0.45.02.0100408 | 0402 Resistencias de chip 2 R7,R10

204 90.9KQ0603 Paquete de alambre'1
bobinado Inductor de chip 330nH

0.47.02.0200005 L7014

205 | G0.47.05.0600001 | Bobina de resorte 39nH0805 2 L5039,L5038

206 | G0.47.02.0300089 | Paquete Alambre 2 | L5015,L.5009
Bobinadolnductor de chip 47nH

207 | G0.15.01.1300001 | piodos de deteccion de 1| D6002D6001.
1208 | 0.15.01 1200002G | ondasDiodo PINDiodode | 2 | D7001

209 | 0.15.01.1100001G __capacitancia variableDiodo | 1 VD5001VD5007, VD5009,

o1 | 0:15:01:1100002G g6 fapac"a”‘_"f" & | VD501, vD5012, VD600,

» 0.02.01.0100006G vanablz.eAmphﬁcador . 3 VD7001U6002, U7005,
1y 016010500001 G___"Perac'Of‘a'Fr_ecue”C'a 1| U7006U6009D5001-D5008,

y1g | 0150112000036 '”termed'?Ch'p ‘fe 7| D6003U5001-U5003, U010,
_214__0_14_01 0100123 _|_procesamientoDiodos de 5 | yTos |

conmutacionTransistor NPN

215 | G0.42.08.1900011 | Conector FPC de 50 pines 1 X3
SOC de punto flotante C67

216 | 0.08.05.0200012 1 D10

de doble nucleo a 375 MHz
217 | G0.15.01.0100091 | transistor npnLDO 2 U6007,U600
218 | G0.03.01.0200150 | Chip de potencia 1 8D43

2191G0.03.01.0200151 Chip de potencia
| LDOD222201G0.03.01.0200152 Chip de potencia LDOD40

221 | G0.47.05.0600007 Bobina de resorte 11 | L7006
222 | G0.05.07.0100001 47nHLogic gatebase 11 D37D
| 223 | G0.02.08.0100001 process ICD/A 111 | 29D1
| 224 | G0.02.05.0300001 transformacion ICChip | 10 |8
225 | G0.47.06.0500006 ~ Inductor 6.8uH256Mb L6031
F226——G0.06.02.1200039a-Transistor digital DDR D39

227 movil RAMNPN

0.14.01.0100037 U7008,U7009,VT2,VT13,VT14,VT1
7NT24NT27NVT29,VT30
228 | 0.45.02.0100082 0402 Resistencias de chip 3 R94, R6055, R7017

3920
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No. | Cédigo de Nombre de los materiales | Qty. | Posicién No.
materiales

R1, R37, R38, R43, R44, R50, R311, R318,
R5009, R17, R69, R72, R73, R75, R76,
R90, R92, R93, R95, R134, R137, R138,

229 | 0.45.02.0100296 0402 Resistencias de chip 56 R141, R142, R148, R152, R160, R164,

10KQ R166, R168, R170, R172, R174-R178,

R181, R201, R212, R283, R5023, R6049,
R6050, R6053, R6056, R366, R207, R358,
R6040, R363, R361, R7061, R7050

230 | 0.45.02.0100109 | 0402 Resistencia de chip 41 | R231, R6022, R6030, R6044R40, R41,

231 0.45.02.0100324 51.1QCresistor de cadera 3 R49, R136, R139, R199, R298, R6027,

1.21KQ0603 Paquete de R6041, R6042, R6051, R88,

232 | 0.47.02.0200017G alambre bobinadolnductor 1 R6043L6036FU1VT25U7002U7003,
~233170.45.06.0200001 G T-d€ chip 56nHeve fusibleEl ——4——-U7004 —
-234—1-0.14.01.0100124G T-{ransistorAmplificador de ~ ——4——- _|
-235~0.15.01 0200002G._potencia\ de RFamplificador 4 |
2360.15.01.0200003 | de potencia de RF 2t -1

237 G0.42.98.0100012 Conector de placa a placa 1 X4

de 20 pines de paso 0.5
T

238 | G0.42.08.0100030 Conector PFC SMT de 10 pines 1 X2

239 | G0.15.01.1200004 | El diodo PIN 2 D7002,D7003

240 | G0.06.03.0100001 Memoria NOR-Flash 1 D38

241 | G0.47.02.1100006 | Bobina de nucleo de aire 16nH 1 L7012

242 | G0.02.01.0500004 Audio amplifier IC 1 U1

243 | 0.45.02.0200127 0603 Resistencias 51.1KQ 1 R161

244 | 0.45.02.0100291 0402 Resistencias de chip 200Q 1 R5050

245 | 0.45.02.0500015 | 2512Chip-Resistencia 51Q | 3 R7026, R7028, R7029

246 | 0.45.02.0100212 0402 Resistencias de chip 24KQ 2 R18, R7059

247 | 0.45.02.0300149 | 0805 Resistencia de chip 4700Q 1 R19

248 | G0.46.05.0400253 | Condensador de microondas 2 C7060,C7050

249 | 0.45.02.0400055 39pF 1206 Resistencias de chip de 1 R13

salto )

250 | 0.46.05.0200111 Condensadores de chip 2 C6087,C608
251 | 0.46.05.0300079 | 5.0pFComplementos de cadera 1 | 306129

5.0pF

252 | 0.47.02.0800154G | Inductor de potencia 1 L1
| 253 | 0.80.40.5500082 | 2.2uHPM790 PA 1
_254 0.46.05.0200196 Condensadores heatChip 1 c167
255 0.45.02.0100393 0.5pF0402 Resistencias de 1 R7053
256 0.45.02.0100335 chip 24.9KQ0402 Resistencias?2 R7051,R7052

de chip 270KQ
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Nombre de los materiales

No. | Cédigo de Qty. | Posicién No.
materiales Modulos de orientacion de
257 | G0.15.01.1400003 sisterna doble BDS/GPS 1 uU6012
258 | 0.47.06.0100045 2.2uh 2.0A inductor de 1 A52
259 | 0.45.02.0100421 potencia0402 Resistencias de 9 R34,R42VT15C363
260 0.14.01.0100019 chip 150KQtransistor digital 1__SC4SC7L7004,C70
261 dualCondensadores de chip 1 |
g | 046050200165 | 2.2FPM790 Cubierta de bindaje 1__04"-6003
263 0.80.40.5500120G | CC-CCPM790 OSC- ]
0.80.40.5500121 BUFFERScubierta de
264 seguridad0402 Inductor de chip 3
" | 047.020100054 | 22nH 1
265 | 0.45.02.0100396 0402 Resistencias de chip 21Q 1 R7013
266 | G0.42.08.1900013 | D_SUB 26 PIN 1 X5
267 | G0.42.08.1900014 | Conector de alimentacion de 3 pineé 1 X1
268 | Conector RF G0.42.08.1900015BNC 1 J7002
269 | G0.42.08.1900016 | Conector SMA RF 1 J6001
270 | Multiplexor G0.02.03.0500003 1 D13
271 | 0.46.09.0400002 2:2uF [ XSR/10V// . 4 C373, C147, C378, C151
0402Condensador ceramico
272 | 0.14.01.0300002 | Transistor digital PNP + NPN | 1 VT12
273 | 0.45.02.0200024 0603 Resistencias de chip 402Q 1 R6003
274 | 0.45.02.0100128 0402 Resistencias de chip 24.9Q 1 R5020
275 | 0.45.02.0100323 0402 Resistencias de chip 221Q 2 R5019,R5021
276 | 0.03.04.0100054 Regulador de voltaje 1 D35
277 | 0.46.05.0400240 Condensadores de chip 22uF| 2 C124,C27
278 | 0.15.01.0100176 LNA 3 D6006, D6005,
279 | G0.46.05.0400229 Condensador de microondas 3.0pF 2 D7007C7065, C7059
0.46.05.0200168 Condensadores de chip 1.0pF 1 C5003
281 | G0.40.12.0800018 | PM790VHFMB_B 1
282 | 0.15.01.0500033 | Mezclador de RF 1 u6006
2831G0.80.40.5500119 PM790 MEZCLADOR Cubierta de
blindajeSC62842G0.80.40.5500156 PM790 Escudo VCOSC3,SC8
285 | G0.80.40.5500079 | Cubierta de revestimiento PM790 P/I:\ 1 SCh5
286 | 0.45.02.0100090 0402 Resistencias de chip 1.2MQ 2 R377,R378
287 | 0.03.01.0200193 | Resistencias de chip de 2 | D5D46
288 | 0.45.02.0100230 | LDO0402 R5072
_289 0.15.01.1000028 | 560QRXICCinductor de 1 us009
290 | 0.47.02.0100068 | cadera 18nH 1 L5022
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T
Nombre de los materiales

No. | Cédigo de Qty. | Posicién No.
materiales OUD Specialized 0603P
291 | 0.46.05.0300230 pecialized 0603Paquete C5038
Condensadores de chip 1.0pF
292 | 0.46.05.0300218 Condensadores de chip 1.5pF' 1 C5013
|
I
293 | G0.15.01.1100004 | Diodo de capacitancia variable 6 VD5002, VD5004, VD5010,
I VD5013, VD5006, VD5008
294 | G0.46.05.0200215 | Condensadores de chip I 3 C5014,C5024,C507
_295 0.46.05.0200137 4.0pFCombridores de chip ’ _00501 5L5003
- 3.3pF0805 Paquete de alambre - —
296 0.47.02.0300034 enrolladoinductor de chip 68nH0805 1
Paquete de alambre
297 | G0.47.02.0300088 | enrolladolnductor de chip 56nH0603 1 L5033L5002, L5005, L5006, L5014,
Paquete de alambre ~—1L5017, L5018, L5019, L5008, L5011,
147.02.0200134 | bobinadolnductor de chi
298 | G0.47.02.0200134 | bobinadolnductor do chip | L5012, L5013C6132
- 780nHCcapacitores de cadera 56pF ., | —
299 | 0.46.05.0300092 1
300 | 0.46.05.0300093 Condensadores de chip 68pF| 1 C6131
301 | 0.47.02.0300016 | 0805 Paquete Alambre 1| L6030
Bobinadolnductor de chip 390nH
302 | G0.36.03.0100003 Cristal Filtro 1 76001
303 | 0.47.02.0100006 0402 Inductor de chip 56nH | 1 L6009
304 | 0.47.02.0100025 | 0402 Paquete Inductordechipy | 5410 6011,L6012,L6013,L5021
bobinado de alambre 33nH
305 | 0.47.02.0200040 | 0603 Paquete Alambre L6038,L6053
Bobinado Inductor de chip
150nH | VD6001, VD6002, VD603, VDE004,
306 | G0.15.01.1100003 | Diodo de capacitancia variable 12 VD6006, VD6007, VD6010, VD6011,
VD6012, VD6013, VD5003, VD5005
307 | G0.47.02.0100056A 0402 Inductor de chip 47nH | 8 | 6007, L5027,15028, 17003,
L6006, L6046, L5024, L5025
308 | 0.47.02.0100069 0402 Inductor de chip 27nH | 4 L7021, L7022, L7024, L49
309 | G0.46.05.0200222 Condensadores de baldosas ceramicas 6.8pF 1 C6053
310 | 0.46.09.0400008 condensador ceramico 3.6pF | 3 C5078, C7075, C5037
311 | 0.46.05.0200204 Condensadores de chip 8.2pF 1 C7083
1
312 | G0.46.05.0400243 Condensador de microondas 15pF I 2 C7064,C7069
313 | G0.46.05.0400250 Condensador de microondas 30pF 2 C7161,C7162
314 | G0.46.05.0400259 Condensador de microondas 68pF 1 C7151
315 | G0.46.05.0400245 Condensador de microondas 18pF ' 1 C7091
316 | G0.46.05.0300233 Condensador de microondas 100pF 2 C7061,C7063
317 | G0.46.05.0400256 Condensador de microondas 51pF 1 C7150
318 | (G0.46.05.0400247 Condensador de microondas 1 C7068

22pF
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No. | Cédigo de materiales Nombre de los materiales | Qty. | Posicion No.

276 [ G0.46.05.0400238 Condensador de microondas 7.5pF ' 1 h C7066

277 | 0.45.02.0200048 | 0603 Resistencias de chip 1 R6002
: —562Q :

14. Desmontaje y montaje

14.1 Instalacion del soporte del dispositivo

Paso 1: Asegure el soporte del micréfono de mano con tres tornillos roscadores.

Paso 2: Utilice los tornillos suministrados para montar el soporte en la posicion seleccionada.

Descripcion:La posicion de montaje del tornillo que se muestra en el
diagrama es solo para referencia. Se utilizan al menos cuatro tornillos para

asegurar el soporte para una instalacion firme.
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14.2 Instalacion del dispositivo

1.Coloque el PM790 en el soporte, alineando los orificios de montaje en ambos lados.

14.3 DesmontajePaso 1: Apague la alimentacion, desconecte el cable de
alimentacién y desenrosque la antena del terminal montado en el vehiculo. Paso
2: Retire la unidad del panel de control y retire el cable de conexién FFC de la
unidad del panel de control.
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Codigo de
materiales

Nombre de los materiales

Posicién No.

L5,L.6,L.8-L14,L17,L.20-L31,L36-

83 0.47.02.0900056 Cuentas de ferrita Chip 32
| L39,L43,L44,.51,L53,L54,L.50D12,D14C|
84 0.02.01.0100050G | Condensadores AmpChip 2 5011,C5022,C5034,C5037,C5048,C605
85 | 0.46.05.0200213 | Operacionales Cuadruples de 8 6,L6007,0L6046D20,021,024,D025,045D
Baja Potencia 6.0pF 26G1C6057,C6062,C6070,C7090,C501
86 | G0.03.01.0200153 | Regulador lineal de baja 5 0,C5020,C5118,C5119,C5127,C5148,C
87 | 003010200145 | caidaReguiador lineal de baja 4| 5152,C5058,C6029,C7003,C7012,C702 |
38 caida ) 1__2,C7079,C7080,C7087,C7094,C?098,C |
0.30.01.2000097 3§.SZ;SISK 7015 Resonador de 7111,C7117,C7119,C7132-
C7134,C7137,C7072,C5035,C7020,C70
25
89 0.46.05.0200148 Condensadores de chip 32
1000pF
90 | 0.46.05.0200060 | Condensadores de chip 3 | C5027, C7033, C7034
91 0.46.05.0200013 82pFCodndores de chip 3 C5157, C7114, C7116
92 [ 045020100196 | 4700PF0402 Resistencias | 7 R117, R7054, R7078, R7079, R7082, R85, R89
93 de chip 15KQContores de 1
94 | 0.46.05.0500003G | hin 1000pFConductores de |8 | O 1o
95 | 046.05.0200225 | yosaicos 10pFCondores de |2 | €33, C41, C42, C51, C6007, C6012,
0.46.05.0200037 cadera 0.047uF C6036, C6081C127, C7017R6, R9,
R167, R179, R182, R184, R187, R190, |
96 0.45.02.0100106 i i i 12
0402 Resistencias de chip R193, R196, R129, R370L6026
33.2KQ1008 Paquete de
o7 0.47.02.0400084 alambre bobinadolnductor de|
chip 3.3uHContores de chip
989 | 0.46.05.0500166 o 3 | C24,C26, C65R12, R64, R39VD2, VDO,
221uF0402 Resistencias L — {
910 3 VD10, VD50C5012, C5050, C6083,
0.45.02.0100105 | 335007ener Diodo
010 4 C6085, C6087, C5021
0.13.03.0100012G | (carrete)Condensadores de 5
1 L - 16 |
0.46.05.0200209 | chip 5.0pF
102 | 0.03.01.0200191 LDO 3 D1, D2, D7
103 | 0.45.02.0100204 Chip-Resistencia 470KQ 1 R74
104 | 0.45.02.0100186 0402 Resistencias de chip 2 R5035, R222
1240 R82, R150, R155, R5006, R5007, R5011,
R5012, R5016, R5017, R6057, R165, R171,
105 | 0.45.02.0100092 | 0402 Resistencias de chip 100Q 30 | R185, R188, R191, R194, R197, R238, R239,

R269, R272, R276, R279, R6016, R376,
R7037, R7034, R7035, R7038, R7065




Paso 3: Retire la perilla de control de volumen, afloje los cinco tornillos cautivos y luego retire la
PCB de la unidad.
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Paso 5: Afloje los siete tornillos de fijaciéon de la cubierta de aluminio y retire la cubierta de aluminio.

Paso 6: Afloje el tornillo cautivo del conector de la antena, afloje los dos tornillos que
bloquean el médulo amplificador de potencia y luego retire la PCB del dispositivo.
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‘15. Despiece de todo el dispositivo
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Capa No. Codigo de materialés Nombre del material Qty.
12 G0.80.40.3300005 Lente LCD PM790Etiqueta 1
34 G0.80.40.5600081 con el logotipo de PM790 1
56 G0.80.40.5600042 PM790 LCD cinta adhesiva de doble cara 1
8 G0.80.40.1000154 Carcasa delantera PM790 1
91— 1
o1 G0.80.40.2000002 Llave PM790 1 ]
» G0.28.04.0400001 médulo LCDPM790 1
21 G0.80.40.1000158 soporte LCDPM790 llave 1
31 _G0.80.40.2100005_ 1 rebanadas de cria 1
41 G12.615.0250002 Teclado PM790Pantalla antipolvo 1
51 G0.80.40.5600041 del altavoz PM790Plantilla de 1
61 G0.80.40.1000161 silicona del altavoz PM790 1
71 R 1
81 G0.80.40.1000157 Soporte de altavoz PM790Espuma 1
9 G0.80.40.5600040 de sellado del altavoz PM790 1
T G0.29.01.0200006
0 Altavoz PM790AImohadilla 1
—— ———G0.80.40.5500080 — L
de fijacion del altavoz PM790 1
G0.80.40.1000144 Perilla GH650 PC de dos colores 1
G0.80.40.1000061 Revestimiento del pomo PH790 I
—_ 1
G0.80.35.0200001 Tuerca de interruptor PH790 ]
| G0.80.40.2000003 Liave PM790 2 ]
G0.80.40.5600043 Espuma LCD PM790 1
21 G0.80.35.0200012 ORING D5X1.2 silicio 1
22 G0.80.40.1000114 Anillo impermeable del conector GM650 de 10 pines 1
23| (0.42.08.0100006 Conector de enchufe de 10 pines '
4
24 t
25 G0.44.01.0600001 Interruptor de codificacionPM790 2
G0.80.40.2100006 llave 2 rebanadas de cria 1
26 G0.80.40.5500077
. ) 1
27 | G0.80.35.0200004 | Metralla de tierra PM790Tornillo
28 | 0.80.35.0200043 roscador PH790 ST1.9 * 5.0mm 1
29 Tornillo roscador PM790 M2 * 8 mm 2
- 1
30 G0.52.62.1000001 PM790 FFC
31 G0.80.40.1000159 Anillo impermeable de la cubierta frontal PM790
32
G0.80.40.120005 Carcasa de aluminio PM790
33
G0.80.40.1000144 Pomo GH650 de doble colorAnillo
G0.80.40.1000160 impermeable de la cubierta trasera PM790
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Capa No. Caodigo de materiales Nombre del material Qty.
34 G0.80.40.1200006 Tapa trasera de la carcasa de aluminio PM790 1
35 | G0.80.40.5500039 Tornillo de nylok GM650 M3 * 12.5mm 7
36 G0.80.40.1000156 Cubierta trasera de plastico 1
37 G0.80.40.5500040 PM790GM®650 tornillo de nylok M32.5 2
38 . - — 1
20 G0.80.40.1000163 6PM790 DB26 anillo impermeable )
40 ©0.80.35.0200012 ORING_ SiliconaPM790 anillo impermeable 1
41 G0.80.40.1000166 de la toma de corriente D5X1.2 Tuerca de 1
42 | G0.80.35.0200042 tornillo del conector BNC RF M12 * 0.75 1
43 G0.80.40.1000165 PM790 BNC 0_RING 1
44 1
G12.615.0250001 Placa base PM790Esponja
45 1
G0.80.40.5600128 fonoabsorbente PM790AImohadilla de
46 — 1
G0.80.40.5600091 gel de silice disipadora de calor PM790 1
Y A 7
48 G0.80.40.5500081 Soporte PM790 ]

G0.80.40.1000132
G0.80.40.5500129

Anillo impermeable del tornillo GM650 M3

Metralla terrestre M790 1
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16. Apéndice

16.1 Punto ciego de UHF3 (350-400MHZ)
Tabla 17-1 Puntos ciegos de UHF3 (350-400MHZ)

SN. Frecuencia Mecanismo de generacion

1 364.8M 19 duplicacion de la frecuencia del reloj maestro 19.2M20

2 384M3 duplicacién de la frecuencia del reloj maestro 19.2M20
3 60M37 duplicacion de la frecuencia del reloj de muestreo 18M21

4 8M ["duplicacion de la frecuencia del reloj de muestreo 18M

16.2 Punto ciego de UHF1 (400-470MHZ)
Tabla 17-2 Puntos ciegos de UHF1 (400-470MHZ)

SN Frecuencia Mecanismo de generacion

12 403.2M 21 duplicacion de la frecuencia del reloj maestro 19.2M22

3 422.4M duplicacion de la frecuencia del reloj maestro 19.2M24
460.8M duplicacion de la frecuencia del reloj maestro 19.2M

16.3 Punto ciego de VHF (136-174MHZ)
Tabla 17-3 Puntos ciegos de VHF (136-174MHZ)

SN. Frecuencia Mecanismo de generacion

1 los 115 duplicacion de AD9864'CLKOUT 1.2M8

2 138M144M duplicacién de la frecuencia de reloj de muestreo 18M8
3 153.6M duplicacion de la frecuencia de reloj maestro 19.2M9
4 172.8M duplicacion de la frecuencia de reloj maestro 19.2M
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